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Tecnologia de los relés de Panasonic

Innovando toda nuestra gama.

Telecomunicaciones, construccion de maquina,
medida, sistemas de control, automévil, seguridad e
instalaciones y muchas mas actividades que no podrian
existir sin el uso de relés. Panasonic es capaz de resol-
ver cualquier aplicacion ofreciendo el relé mas adecua-
do gracias a su amplia y sofisticada tecnologia.

Competencia técnica y econémica.

Con mas de 30 afios de experiencia al frente del desa-
rrollo e innovacion de relés, hoy en dia Panasonic
ofrece una de las gamas mas altas a nivel mundial de
relés electromecanicos y semiconductores. La gama de
productos de Panasonic va desde los relés semicon-
ductores ultraminiatura para SMD a los robustos dispo-
sitivos industriales. La capacidad de conmutacion cubre
desde sefiales muy pequefias hasta decenas de ampe-
rios.

Dependiendo de la aplicacion, los relés de Panasonic
estan disponibles para cualquier tipo de montaje con
terminales a tornillo, pcb, faston o montaje superficial
para cubrir cualquier condicién de aplicacion.

La principal area de aplicacion de los modernos relés es
el creciente mercado de las telecomunicaciones.

Con su amplia y conocida serie T y los nuevos relés de
42 generacion GN/GQ, Panasonic estd haciendo una
significativa contribucion dentro del campo de la trans-
mision de datos.

Los relés de Panasonic de potencia, serie Jy L y los de
automovil serie C, no son soélo los mas utilizados en
aplicaciones de aislamiento de la alimentacién princi-
pal, sino también en aplicaciones de automovil o diver-
sas fabricaciones de OEM.

En el campo de la seguridad, tanto de seres humanos
como de maquinas, la serie SF, con contactos de
operacion forzada, ha establecido un nuevo estandar
de seguridad.

Panasonic ha desarrollado una amplia gama de relés
miniatura para SMD para la nueva generacion de mon-
taje superficial, en procesos automatizados de montaje.
Ademas de los relés electromecanicos para SMD como
las series TQ, TX, GN, GQ y CP Panasonic ha realizado
un significante desarrollo en el campo de los relés semi-
conductores PhotoMOS y SSR (Ver seccion "relés
PhotoMOS").

En aplicaciones donde se requiera un gran numero de
operaciones, comportamiento estable, tamafio reducido
o alta velocidad de conmutacion, los relés PhotoMOS
y/o SSR seran la mejor eleccién. Dentro del amplio
rango de producto, podra encontrar relés para conmu-
tar tanto cargas pequefias como de varios amperios.
También disponibles diferentes tipos de embalajes.

En definitiva, la gama de relés PhotoMOS y SSR
complementa la de relés electromecanicos cubriendo
asi todas las necesidades del mercado.

Estandar de calidad 1SO9001

Para Panasonic la calidad de los productos es de suma
importancia. Para que esto se cumpla, la compafia
pasa estrictos test e inspecciones para cumplir con la
mayoria de las especificaciones internacionales.
El certificado 1ISO9001 ha sido otorgado a nuestra
produccién.

Si necesita informacion mas detallada de los relés de
Panasonic por favor pidanos un catalogo completo.
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Relés Electromecanicos

® Relé

e Modelo y
dimensiones

Pequenas senales

Serie G

57

10,6 7~ 224
-

\((f“‘iﬂ?ﬂ

Serie T

mm pulg
o Alta fiabilidad de los | @ Estrecho. o Perfil bajo. e Resistencia a e Alto nivel de
contactos con una Ahorro de espacio Ahorro de espacio sobretension 2.500V aislamiento conforme
vida util larga para e Excelente e Excelente e Tension de ruptura con la norma
c Tt pequefas sefiales resistencia a resistencia a entre los contactos y EN41003
O CELETE B IS o Sensible: 50 mW sobretensiones sobretensiones la bobina: 2.000 V | e 3 tipos de montaje
® Baja fuerza térmica 3 tipos de montaje superficial
electromotriz superficial
o Sellado
(e: si,—: no) ® ® o o ®
o Biestable
(e: si,—: no) d d d d d
e Material del Fijo: AgPd + Chapado Au | Fijo: AgPd + Chapado Au | Fijo: AgPd + Chapado Au
contacto Movil: AgPd Movil: AgPd Movil: AgPd Ag + Chapado Au Ag + Chapado Au

e Capacidad de
conmutacion

(cos p=1)
Maximo
Minimo
10uA TmV DC 10uA 10mV DC 10uA 10mV DC 10uA 10mV DC 10uA 10mV DC
o Tension de
e, 10V DC 110V DC, 125VAC | 110V DC, 125V AC 220V DC 220V DC
e Configuracién 2 2 2 2 2
de t
o Vida dtil | £1acri ; s s 10(a2A30VDC)|  10(a2A30VDC)
e i 10 10 10 2x 105 1A30 V DC)| 5 x 10%a 1A30 V DC)
Chones) | Mecanica 5x 107 5x10° 5% 107 10° 10°
SDCHIE 750Vrms 750Vrms 750Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms
Ol o 1.000Vims 1.000Vims 1.000Vims 1.000Vrms 1.000Vrms
frica | Entre contactos 1.000Vrms 1.500Vrms 1.500Vrms 2.000Vims 2.000Vims
Entre partes _ _ _ _ _
activas y masa
« Aislamiento a picos 1,500V FCC 1.500V FCC 1,500V FCC 1,500V FCC

de tension

2.500V Telcordia

2.500V Telcordia

2.500V Telcordia

2.500V Telcordia

o Tension de la
bobina

(DC)1,5,3,4,5,6,9,
24V

(DC)15,3,45,6,9,
12,24V

(DC)15,3,45,6,9,
12,24V

(bC) 15,3, 4,5, 5,6,
9,12, 24, 48V

(bC)1,5,3,45,5,86,
9, 12,24V

e Consumo nominal

(Monoestable)
1,5a 12V DC: 50mW
24V DC: 70mW

(Monoestable)
1,5a 12V DC: 140mW
24V DC: 230mW

(Monoestable)
1,5a 12V DC: 140mW
24V DC: 230mW

(Monoestable)
1,5a 24V DC: 140mW
48V DC: 270mW

(Monoestable)
1,5a 12V DC: 200mW
24V DC: 230mW

e Diagrama de
terminales
(Vista Inferior)
o: terminal de bobina
(rejilla de 2,54 mm /
,100 pulg)

mm pul

Terminal a circuito impreso

bt

SMD

5,08
200

2,54
00

285

|7‘24

Terminal a circuito impreso

32
32,3
|

Terminal a circuito impreso
2,20 087

Terminal a circuito impreso

Terminal a circuito impreso

e Homologaciones

UL, CSA

UL, CSA, BSI

UL, CSA, BSI

UL, CSA, BSI

UL, CSA, BSI

e Método de montaje

Tl

Tl

Tl

Tl

Tl

6
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® Relé

e Modelo y
dimensiones

Serie T

mm pulg
o Alta sensibilidad e 1.500V FCC o Perfil bajo: e Estrecho o Perfil bajo de 4 mm
e Potencia nominal de | e Disponible modelo 5,8 mm ,228 pulg e 1.500V FCC 157 pulg
operacién: 50 mW con 4 contactos e Resistencia a e Alta capacidad de
c teristi e 1.500 V FCC sobretensiones: conmutacion: 2 A
o Caracteristicas o 3 tipos de montaje 2.500 V o Tension de ruptura
superficial ® 3 tipos de montaje entre los contactos y
superficial la bobina: 2.500 V
e Sellado
(e: si, —: no) o o o o o
o Biestable
(e: si, =z no) d d d d o

o Material del

Ag + Chapado Au

Ag + Chapado Au

AgNi + Chapado Au

Ag + Chapado Au

Ag + Chapado Au

e Capacidad de
conmutacién

(cos p=1)
Maximo
Minimo
10pA 10mV DC 10pA 10mV DC 10pA 10mV DC 10pA 10mV DC 10pA 10mV DC
iensionldcl 110V DC 110V DC, 125VAC | 220V DC, 125VAC | 110V DC, 125V AC 220V DC
e Configuraciéon
B @ 2c 2c, 4c 2c 2c 1c
o Vida itil | £1actri s 2x10° (@ 1A30VDC) | , . 19:(22A30v DS | 2 x 10° (a 1A 30V DC) .
i i 2x10 10°(a 0.5A 125V AC) | 2~ 15 E0a3023 | 10°(a05A 125V AC) | 10 (@2A30vVDC)
opera- - . s s s 10° (Monoestable)
ciones) | Mecanica 5x10 10 10 10 5 x 10’ (Biestable)
::it;:::mactos 750Vrms 750Vrms 1.000Vrms 750Vrms 750Vrms
* Rloldez) Snire blogues 1.000Vms 1.000Vrms 1.500Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms
frica | Entre contactos 1.800Vrms 1.000Vrms 1.500Vrms 1.000Vims 1.500Vims
Entre partes _ _ _ _ _
activas y masa
o Aislamiento a picos 1,500V FCC 1,500V FCC 1,500V FCC
de tension 2.500V Telcordia 1.500v FCC 2.500V Telcordia 1.500v FCC 2.500V Telcordia

o Tension de la
bobina

(DC)15,3,45,6,9,
12,24V

(DC)3,45,5,86,9,
12,24, 48V

(DC)1,5,3,4,5,5, 6,
9,12, 24, 48V

(DC)3,45,5,86,9,
12,24, 48V

(DC)1,5,3,4,5,5,6,
24V

e Consumo nominal

(Monoestable)
1,5a 12V DC: 50mW
24V DC: 70mW

(Monoestable)

3a 12V DC: 140mwW
24V DC: 200mW
48V DC: 300mW

(Monoestable)

1,5a 12V DC: 140mW
24V DC: 200mW
48V DC: 300mW

(Monoestable)

3a12V DC: 140mW
24V DC: 200mW
48V DC: 300mW

(Monoestable)
1,5a 12V DC: 140mW
24V DC: 270mW

e Diagrama de
terminales
(Vista Inferior)
e: terminal de bobina
(rejilla de 2,54 mm /
100 pulg)

mm pulg

Terminal a circuito impreso

it

2c

Hela do facion

#

o Homologaciones

UL, CSA, BSI

UL, CSA

UL, CSA

UL, CSA

UL, CSA

o Método de montaje

Tl

1

T

1 ]

Nota. Significado de los simboloer Terminales a PCB U :Enchufable §il, Wontaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [Z] Montaje superficial 7



Relés Electromecanicos

No Polarizado Alta Rigidez 2c, 200mW C Alta Capacidad
o Relé 1 Contacto Conmutado Dieléctrica Relé Miniatura Estrecho, Potente Estrecho, Potente
5 5
12 s T 80 S 200
Q £ A & 19102 /1 . \(/ 5 /j\ﬁ,‘
10,1 ~& . 125
e Modelo y 398 B =
dimensiones =
mm pulg
e Sensible: e 1.500V FCC o Alta sensibilidad o Delgado. Permite una © Delgado. Permite una
150mW/200mwW e Alto poder de corte | e 1.500V FCC alta densidad de montaje | alta densidad de montaje
e Sellado o Gran capacidad de e Gran capacidad de
o conmutacion conmutacién
O (CEIEE LS o Altaresistenciaalas | e Alta resistencia a las
sobretensiones: 6.000V | - sobretensiones: 4.000V
o Alta tension de ruptura: | e Alta tension de ruptura:
4.000V 2.000V
o Sellado
(e: si,—: no) ® ® o o o
© Biestable
(e: si, —: no) — d — — —
Material del Estandar: A K
° c:r:?ar:;ode Ag + Chapado Au Ag + Chapado Au Ag + Chapado Au Baﬁsg;agg%; AESI'E;M Chapado Au + AgNi

e Capacidad de
conmutacion

(cos ¢ =1)
Maximo Tal - ARG
I 2
Minimo 1mA1VDC 1mA 1V DC
(Au plating) 100pA 100mV DC
10pA 10mV DC 10pA 10mV DC
° Is:‘sw“ de 60V DC 220V DC, 250V AC | 220V DC, 250V AC 250V AC 110V DC, 250V AC
e Configuracion
alc Ottt 1c 1c, 2¢, 4¢c 2c 1a, 1c 1a
o Vida util e 5 5 5 5x 10 (N.O.) 10° (3A 250V AC, 30V DC)
(Y e 10 5x10 5x10 3% 10° (N.C.) 5 10° (5A 250V AC, 30V DC)
chones) | Mecanica 10' 10° 10° 5x10° 2x 10’
Entre contactos 1,000Vrms
Eblerias 500Vrms (500Vrms para DS1E-S) 750Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms
Rigidez| Entre bloques
* dilegllé:-z 6 contactos — 1.000Vrms 1.000Vrms — —
trica | Entre contactos 1.500Vrms
y bobina 1,000Vrms (1.000Vrms para DS1E-S) 1.000Vrms 4.000Vrms 2.000Vrms
Entre partes _ _ _ — —
activas y masa
e Aislamiento a picos . :
de tensién — 1.500V FCC 1.500V FCC Min. 6.000V Min. 4.000V
o Tension de la (DC) 1.5,3,4.5,5, (DC)1,5,3,5,6,9, )4,5,6, 12, 24,

bobina

6, 9,12, 24V

12, 24, 48V

(DC)15,3,5,6,9,
12, 24V

(DC
48V

(DC) 5, 6,9, 12, 18,
24V

e Consumo nominal

Estandar: 200mW
Alta sensibilidad:
50mW

Tipo M (Monoestable)
400mW (-L2) 360mW
Tipo S (Monoestable)
200mW (-SL2) 180mW

(Monoestable) 200mW
(300mW: 48V)

~L2) 180mW
(360mW: 48V)

5a 24V DC: 170mW
48V DC: 217mW

5a 18V DC: 120mW
24V DC: 180mW

e Diagrama de
terminales
(Vista Inferior)
e: terminal de bobina
(rejilla de 2,54 mm /
,100 pulg)

mm pulg

e

e

11,34 504504
9, . 446 8

3,7
14

e Homologaciones

UL, CSA

UL, CSA

UL, CSA

UL, VDE, SEMKO, SEV

UL, CSA, TUV

e Método de montaje

T

T

T

T

T

8 Nota. Significado de los sw’mboloer Terminales a PCB U :Enchufable. §il Montaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [—] Montaje superficial



® Relé

e Modelo y
dimensiones

Estrecho Perfil bajo
12

G~

=/
A
N

Vertical/Horizontal tipo 5 AMP .
Modelo sellado y no sellado 8A Miniatura Potente

10A Miniatura
Potencia

mm pulg
e Encapsulado plano | e Alto poder de corte | « Conforme con e Gran capacidad con | e Conforme a VDE0631
y vertical o Alta sensibilidad IEC EN61010-1 un reducido tamafio | e Bajo consumo
e Sellado o Alta tension de o Vida eléctrica minimo| e Alta sensibilidad o Alta tension de
c teristi e Terminal DIL ruptura 2 x 10° operaciones | e Alta tension de ruptura: 12.000V
O (CEEE e o Contactos bifurcados (carga inductiva: 1a) | ruptura o Gran variedad de
e Tipo bobina AC: dis- tensiones de
ponible s6lo modelo alimentacion
NO SELLADO
o Sellado
(e: si,—: no) o o o o o
o Biestable
(e: si, —: no) o d d d d
iaterialias] Au + Chapado AgNi | Au + Chapado AgSnOz | Au + Chapado AgSnOz | AgSnO: Bf’)f;ﬁ?’ AgSNO:
; - . 10A 250V AC Troazsovac | T
o Capacidad de  10A| 2c SAZROVAC | s gesambar 10A30V DC TOASOVDC [ ‘BAZSOVAG BABVAG
conmutacién BA| 4o IAZSVAC i A3vDe c
(cos 9 =1) g: : © SA0V DC
- 2A} -
Maximo ab-t L
Minimo 100JATVEC  100jATVDG| 1OMASVDC 10mASVDC | 10mASVDC 10mASVDC | 10mASVDC | 10mABVDC | 100mASVDC 100mASVDC
° IsTSié? do, 250V AC 125V DC, 380VAC | 125V DC,380VAC | 125V DC,250VAC | 230V DC, 440V AC
giconnguracion 2¢, 4c 1a, 1atb, 2a 1a, 1atb 1a, 1atb, 2a 1a, 1atb, 2a
o Vida util L . (AC) 1 0° 5 Woﬁx(caraga resistiva = _Wa,:1a1 b) o 10°(1a, 1atb, 2a) ;2 1D’(DE=1a1b, 2a)
(N° min. Eléctrica (DC) 5 x 10° 10 21051(245??& Tcdti‘ﬁ'g a11ba)) 10 2 gguo?%gg%zva%/:% a11ba‘)za)
opera- s AC) 10
dlones) | Mecanica (B3} 8 10 5x 107 5x 10" 5x 107 10’
N Contacios 1.000Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms
Rigidez | Entre bloques
° digléc- Galeenta s o 1.000Vrms 2.000Vrms (1a1b, 2a) — 4.000Vrms
frica | Entre contactos 2.000Vims 3.000Vims 4.000Vrms 4.000Vrms 5.000Vims
Entre partes _ _ _ _ _
activas y masa
g slamiontoiglplces - Min. 5.000V Min. 10.000V Min. 10.000V Min. 12.000V
o Tension de la (DC) 3,5,6,12,24,48,100V| (DC)3,5,6,9,12, (DC) 3,5, 6,9,12, (DC) 1,5, 3,45, 5,6,
bobina (AC) 12, 24, 48, 100V a8V (DC)3,5,6,9,12,24V| 53 75y 9,12, 54, 48V
(29)AC 0.808 1.05VA | (Monoestable) 300mw (Monoestable) 200mw
e Consumo nominal (25) 360mW aft, (-L) 150mwW 200mW 200mW (-L) 100mW
(20) 360m (-L2) 300mW (~L2) 200mW
(4c) 720mW
Monoestable biestable 1 bobina
e e 2
% S LT ‘
_ (Estrecho) i i
o Diagrama de 2 — -
terminales i
(Vista Inferior) bajo) ta Bobina estandar ta Biestable 2 bobinas
: terminal de bobina 4c 25 ta70_ e S
(rejilla de 2,54 mm / (Estrecho) 841270
,100 pulg) L ‘
4c 1alb, 2a Biestable 2 bobinas 1alb, 2a
(Perfil bajo) Terminales para la
mm pulg version de 1a
« Homologaciones UL, CSA UL, CSA, TOV, SEV UL, CSA, TOV R v v UL, CSA, VDE, TOV

* Método de montaje

U

1 )

T

T

T

Nota. Significado de los simboloer Terminales a PCB U :Enchufable §il, Wontaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [Z] Montaje superficial



Relés Electromecanicos

® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pulg

Biestable Potente

Biestable

Variedad de tipos
de contactos

Alta Capacidad de

(o] Potente

Conmutacién

Bajo consumo

e Bajo consumo
e Tamario reducido

© 30A de capacidad
© Relé biestable

e Sensible
o Alta resistencia a

e Gran capacidad con
un reducido tamafio

e Sensible
o Alta resistencia a

con 16A pequefio vibraciones y golpes | e Alta capacidad de vibraciones y golpes
c teristi e Alto aislamiento e Baja fuerza térmica corriente interna e Amplio rango de
O CEIEE EIE D electromotriz conmutacion
(aprox. 3 pV)
o Sellado
(e: si,—: no) ® ® o o —
o Biestable 510 bi
(G ot = ) [ ) @ (Sdlo biestable) [ ) [ ] [ ]
o Material del Bario Au Aleacion de Plata = Fijo: Bafio Au + AgSnO2
contacto AgSn02 | AgSnO2 AgSn0z bafiada en Au Bafio Au + AgSnOz Mévil: AgSnO:z

e Capacidad de
conmutacion

30A 250V AC

(COS 9= 1) 250V AC
Maximo
- - —
Minimo 100mA 5V DC | 100mA 5V DC 100mA 5V DC
100pA 100mV DC
100mA 5V DC 100mA 5V DC
® Tension de
e 250V AC 250V AC 48V DC, 250V AC 30V DC, 380V AC 30V DC, 250V AC
e Configuracion 1a, 1b, 1c,
de contacto 1a1b, 2a, 2b. 2¢ 1a 2a2b, 3a1b, 4a 1a1b, 2a 2c, 4c
o Vida 0til]| £1gctri : ‘ 10°(AC) s -
(Nemin, Eléctrica 10 10 2« 10°(DC) 10 10
dlones) | Mecanica 5% 10° 10° 10° 10° 5x 10’
e coltectos 1.000Vims 1.500Vims 750Vims 1.200Vims 1.500Vrms
Rigidez| Entre bloques
i o8 (e contacios — — 1.000Vrms 2.000Vrms 3.000Vrms
frica | Entre contactos 4.000Vrms 4.000Vrms 1.500Vrms 3.750Vrms 3.000Vrms
Entre partes _ _ _ _ _
activas y masa
o Aislamiento apicos| vy 19 goov Min. 10.000V - Min. 6.000V -

de tension

o Tension de la

(DC) 5, 6, 12, 24, 48V

(DC)4.,5,6,9, 12,
24V

(DC) 3, 5, 6, 12, 24,
48V

(DC)3,5,6,9, 12,
24,48V

(DC) 3, 5, 6, 12, 24,
48V

bobina
(Monoestable) 250mW
o Consumo nominal | (~L) 150mw (L) 500mw 200mw 240mwW 300mwW
%—L)z) 250mW (~L2) 1000mwW
e Diagrama de
terminales 16
(Vista Inferior) Biestable 1 bobina
o: terminal de bobina SHHS
(rejilla de 2,54 mm /
,100 pulg) (Bobina estandar)
2 Biestable 2 bobinas 4c
mm pulg
i UL, CSA, VDE, UL, VDE, CSA, ()
e Homologaciones TOV. SEV UL, CSA UL, CSA SEV, TV UL, CSA, TUV

e Método de montaje

T

T

T

T

15}

10 Nota. Significado de los sw’mboloer Terminales a PCB U :Enchufable. §il Montaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [—] Montaje superficial



® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pulg

20A Relé de Potencia

Relé de Potencia
1,5mm de GAP

16A Relé de Potencia

10A Cubo Compacto
Relé de Potencia

e Perfecto para compresores
y cargas inversoras
o Alta resistencia de

o GAP de 1,5mm.
2,5kV de ruptura
e Conforme con la normativa

e |deal para cargas de
magnetrén y
calefactores

o Huella universal
e Ahorro de espacio gracias
a su forma cubica compacta

Caracteristicas aislamiento europea fotovoltaica e Excelente resistencia
° (VDE0126) al calor
o Alta resistencia de o Excelente resistencia al
aislamiento calor
o Sellado
(e: si, —: no) — — — ®
o Biestable _ _ — —
(e: si, —: no)
o Material del AgNI/AGSNO:
contacto AgSnO:z AgSnO:2 AgSnO:z gNi/AgSnO2
30A 25
o Capacidad de 204 20A 250V AC 22A250VAC TGA2TIVAC

conmutacion 132
(cos p=1) FA
P 5A
Maximo 3al -
Minimo
100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC
e Isf‘s“’" de 250V AC 250V AC 277V AC 277V AC
o 1a 1a 1a 1a,1c
chones) | Mecanica 2x10° 10° 2x10° 107
oo 1.000Vrms 2.500Vrms 1.000Vrms 750Vrms
¢ Rigidez Entre bloques _
dieléc- | de contactos - - —
frica | Bntre contactos 5.000Vims 4.000Vrms 4.000Vrms 1.500Vrms
Entre partes —
activas y masa - - -
Salamicntclalpices Min. 10.000V Min. 6.000V Min. 10.000V —

de tension

o Tension de la
bobina

(DC) 5, 6,9,12, 18
24V

(DC) 9,12, 18, 24V

(DC) 5, 6,9, 12, 18,
24,48V

(DC) 5, 6,9, 12, 18,
24,48V

200mwW

® Consumo nominal 900mW 1.400mW 200mW 360mwW
: e tis
T
%
a6 a6 —it i
138 @ 1980 o srad
o Diagrama de Y 2 r ]
terminales 75
(Vista Inferior) - -
o: terminal de bobina ETT T
(rejilla de 2,54 mm /
100 pulg) ™ 4130
— q
T™P = il
200 I
mm pulg PCB
« Homologaciones UL, TUV, VDE VDE oL CK%* TOV, VDE, UL, C-UL, VDE

e Método de montaje

r "

R

T

Nota. Significado de los simboloer Terminales a PCB U :Enchufable §il, Wontaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [Z] Montaje superficial 11



Relés Electromecanicos

® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pulg

16A Perfil Bajo
Relé de Potencia

1 Contacto Abierto Estrecho | 2 Contactos Abiertos Estrecho
Relé de Potencia

Relé de Potencia

Gran resistencia a
picos de corriente

o Perfil bajo: Altura 15,7 mm

e Tipo estrecho: Ancho

e Estrecho: 2 contactos

e Gran resistencia a picos de

o Alta resistencia de 7 mm ,276 pulg abiertos corriente
aislamiento o Alta resistencia de o Alta resistencia de

e Caracteristicas ;lgl:g?nlznto entre contactos ;Igl:gﬂl]:nto entre contactos
o Sellado . .

(o: si, - no) Disponible (1a, 1c) [ ] — _
o Biestable _ _ _ —

(e: si,—: no)
o Material del : AgNi + Chapado Au (3A)

contacto AgSn0: AgNi AgSnO: (5A, TV-4) AgSnO:2

e Capacidad de
conmutacion

(cos ¢ =1)
Maximo
GA) GA, TV4)
Minimo
100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC

® Tension de
conmutacién 440V AC 30V DC, 277V AC 125V AC ‘ 277VAC 30V DG, 277V AC

. g:nflgyra‘clon 1a, 1c, 1a (TMP) 1a 2a 1a

o Vida util actri | 1oi(NOy 2 x 10° (3A 125V AC) 4 5
(Nemin, Eléctrica 5100 N 10° (3A 250V AC) 5x10 10
opera- E g
chones) | Mecanica 5 x 10-TMP), 5x 10° 10° 2x10°

S DEIEED 1.000Vrms 750Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms
Rigidez| Entre bloques

® diclée | de contactos — — 1.000Vrms —
tri
R (o 5.000Vrms 4.000Vrms 4.000Vrms 4.000Vrms

Entre partes
activas y masa - - - -

e Aislamiento a picos . . . .
de tensisn Min. 10.000V Min. 10.000V Min. 10.000V Min. 10.000V

o Tension de la (DC) 5,9, 12, 18, 24, (DC)4,5,5,6,9, 12,
iohion e 18,240 (DC) 12, 24V (DC) 5,9, 12, 24V

¢ Consumo nominal 400mwW 200mwW 530mwW 530mwW

1c s s
S o2
‘ ;

o Diagrama de 75 \ (105 s 70 2004 & e, s 2094 ?1654‘ 243 din
terminales : ‘ o ) o =1
(Vista Inferior) 2 ¢ e } i T T,
e: terminal de bobina 4 s L : T 1 M L
(rejilla de 2,54 mm / a L e i
,100 pulg) ; t‘“ te- J Wl [

[
o
mm pulg
UL, VDE, UL, VDE, 0
. g g ‘ UL, CSA, TV-5, TUV,
© Homologaciones UL, C-UL, VDE, TV-5 UL, CSA, TOV, VDE QEQKBUV ‘ %?AS;HXO VDE, SEMKO, SEV, BSI

e Método de montaje

r "

T

T

LF

12 Nota. Significado de los sw’mboloer Terminales a PCB U :Enchufable. §il Montaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [—] Montaje superficial



® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pulg

10/16A 1mm GAP

Tipo Silencioso 250 mW

Alta resistencia a picos de

250 mW
Relé de Potencia Estrecho | Relé de Potencia Estrecho |Relé de Potencia Estrecho| corriente. Certificado TV-8

10 A Estrecho
Relé de Potencia

o Caracteristicas

e 10A, 1mm de GAP
16A, Tmm de GAP
16A, estandar

o Alta resistencia de
aislamiento entre
contactos y bobina

e Gran inmunidad al
ruido

e Silencioso

o Alta sensibilidad:
250mwW

e Gran resistencia a
picos de corriente

o Alta resistencia de
aislamiento entre
contactos y bobina

o Alta sensibilidad:
50mW
e Gran resistencia a
picos de corriente
o Alta resistencia de
aislamiento entre
contactos y bobina

e Gran resistencia a
picos de corriente

o Alta resistencia de
aislamiento

e Conforme con varios
estandares de
seguridad

e Gran capacidad de
conmutacion:
10A 277V AC

o Alto aislamiento

® Gran resistencia a
picos de corriente

e Sellado _ _ _ — —
(e: si, —: no)
e Biestable _ _ _ _ _
(e: si, —: no)
o Material del
contacto
e Capacidad de “16A277TVAC |
conmutacién A 30V DC
(cos p=1)
Maximo
Minimo
100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC
e Tensién de 277V AC 277V AC 277V AC 277V AC 30V DC, 277V AC
e Configuracion
de contacto fa 1a 1a Ta 'a
o Vida iil| Ejctrica 10° 10° 10° 10° 10°
(N° min.
chones) | Mecanica 5% 10° 10° 10° 10° 2x10°
EIOCTITED 1.000Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms 1.000Vims 1.000Vms
© Rigidez Entre bloques _ _ _ _ _
dieléc- | de
nca e oonactos 4.000Vrms 4.000Vrms 4.000Vrms 4.000Vrms 4.000Vrms
Entre partes _ _ _ — _
activas y masa
° Alislamiento apicos | in_10.000v Min. 10.000V Min. 10.000V Min. 10.000V Min. 10.000V
0 ggfl;lsl"‘;" cela (DC) 5,9, 12, 24V (DC)5,9,12,24V | (DC)5,9,12,24V | (DC)5,9, 12, 24V (DC) 12, 24V
e Consumo nominal 530mW 250mwW 250mwW 250mwW 530mwW
e Diagrama de 20908 s Z130e 9cia 165 213da 9dia 165 21392 | 5094 71554‘ 210da | 29308, __tes | Z13da
TSR SR = =
(Vista Inferior) f * A i * s i * A [ - } 75 j * L 7s
o: terminal de bobina : T2 : 1 i : [V | o : e
(rejilla de 2,54 mm / ALT:f:_é‘l—“ AL’t —a —L’tﬂ t - rap AL’t}L
100 pulg) 00— [N — [ — e | 20
mm pulg
. - UL, C-UL, TOV, UL, CSA, TUV, SEMKO, | UL, C-UL, TOV, | UL, CSA, TOV, SEMKO,
siHomologaciones UL, C-UL, TUV SEMKO, TV-5, TV-8 | TV'5, VDE, SEV SEMKO, TV-8 TV.5, VDE, SEV

e Método de montaje

T

1

1

T

T
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Relés Electromecanicos

Alta Inmunidad a Ruidos

Miniatura a Circuito Impreso Relé de Potencia Compacto y Compacto a Circuito Impreso

o Relé Eléctricos y Mecanicos Relé de Potencia Plano para Cargas de Radiadores Relé de Potencia
16
! A
e Modelo y %5
dimensiones | 2

mm pulg

o Caracteristicas

e Gran inmunidad al ruido
eléctrico

e Alto poder de corte

o Alta resistencia a
sobretensiones: 8.000V

e Tamafio miniatura con
huella universal

e Alto poder de corte: 10A

e Disponible tipo de vida
eléctrica larga (s6lo 1A)

e Compacto y plano
(altura: 10,9 mm)

o Alta resistencia dieléctrica
para la proteccién de
transitorios

o Disponible aislamiento de
bobina clase B

o Sellado
(e: si,—: no)

© Biestable
(e: si,—: no)

o Material del
contacto

AgSnO:2

AgSnO:2

AgSnO:2

AgSnO:2

e Capacidad de
conmutacion

16A 125V AC

(cos ¢ =1)
Maximo
Estandar  Alta capacidad 1a Estandar  Alta capacidad
Minimo Larga vida 2:, 215 a, 1c)
100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC
Slensionide 110V DC(0,3A), 250V AC 100V DC(0,5A), 250V AC 30V DC, 277 VAC 30V DC, 250V AC

conmutacién

1a, 1c,

Estandar: 1a, 1c, 2a, 2c

e Configuracion
T Ta, 1c 1a (Larga vida) Ta Alta capacidad: 1a, 1c
o Vida itil | Ejactri ‘ ° s s
(N° min. cica 5x10 2 x 10° (Larga vida) 10 10
Clones) | Mecanica 10' 107 210 5x10°
Entre contactos 1a: 1.000Vrms
abiertos 1c: 750Vrms 750Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms
Rigidez| Entre bloques
® diclée | de contactos — — — 3.000Vims (2a, 2c)
frica Qe 4.000Vrms 1.500Vrms 2.500Vrms 5.000Vms
Entre partes _ — — —
activas y masa
SACiamienteSpIess Min. 8.000V - Min. 4.500V Min. 10.000V

de tension

o Tension de la

(DC) 5, 6,9, 12, 18,
24,48V

(DC) 5, 6,9, 12, 18,
24,48V

(DC)4,5,6,9, 12, 18,

(DC) 5, 6, 9,12, 24,
48V

bobina 24, 48, 100V
i 1a: 200mW (DC) 4.5V a 48V: 200mW
o Consumo nominal 1o 400mW 360mwW (DC) 100V: 600mW 530mw
1016 413 ﬂ\a‘ 1a 4,1‘ 3“«,“3

e Diagrama de
terminales
(Vista Inferior)
o: terminal de bobina
(rejilla de 2,54 mm /
,100 pulg)

mm pulg

* \

= i

L,,ii

T

1o 5130

el

= i

-l

e Homologaciones

UL, CSA, TUV, VDE,
SEMKO

UL, VDE, TV-5,
TUV, CSA

UL, CSA, TOV

UL, TOV, VDE, CSA,
TV-5 (solo 1a), SEMKO,
FIMKO ,SEV

e Método de montaje

T

1

¥

1
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® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pulg

Compacto Alta Potencia

Relé de Potencia Compacto
para Cargas Inductivas

30 A, Bobina DC a PCB

30 A, Bobina DC a PCB

o Caracteristicas

e Disponible aislamiento de
bobina clase B

e Tipos TV en la bobina

e Alta resistencia a picos de
tension: 10.000V

© Resistencia a la soldadura

o Gran resistencia a
sobretensiones

e Alta capacidad para cargas
inductivas

e Alto poder de corte de 30A
para 1INA

e Gran resistencia a
sobretensiones:
Min. 6.000V

o Clase F estandar

e Alto poder de corte

e Disponible en tipo abierto,
con cubierta contra el polvo
y sellado

o Sellado
(e: si, —: no) — — ot ot

o Biestable _ — — —

(e: si, —: no)
M ial del
Saterialice AgSnO2 AgSn0> AgSnO2 AgSnO>
oA [ 30AZTVAC WAZVAC

SlCanacidadicliz A S50V A 208277V 0C, | 20Ad7rvDe
conmutacion 132
(cos p=1) FA

- 5A
Maximo P/ [P I oot o o AU - - - U SRS O -8 I
1a 2a
Minimo
100mABY DC 100mABY DC 100mABY DC 100mABV DC 100mABV DC 100mAGY DC
100mA 5V BC 100mA 5V DC

giensionlde! 250V AC 250V AC 277V AC 277V AC

e Configuracion
de contacto 1a, 2a 1a 1a, 1c 1a, 1c

 Vida 0l Ergctrica 10° 10° 10 (63037 10°
(N° min. 10° (N.C.)(10A 277V A)
chones) | Mecanica 5 10° 10° 107 10°

OCITED 2.000Vrms 1.000Vrms 1.200Vrms 1.200Vrms

o Rigidez | Entre bloques
diegléc- de contactos 2.000Vrms (2a) - - -
trica EnaeofEees 4.000Vrms 5.000Vrms 3.500Vrms 2.500Vrms

Entre partes — — —_ —
activas y masa

golslamientolglpices Min. 10.000V Min. 10.000V 6.000V -

o Tension de la (DC) 5, 6,9, 12, 24, (DC) 5, 6,9, 12, 15,
bobina (DC) 6, 12, 24V 48V (DC) 12, 18, 24, 48V 18, 24V

. (1a) 900mW
e Consumo nominal (2a) 1.000mW 0,9W 1.000mwW 800mW
1a é‘.ZD:DA5_7 221 dia 1a & %m\oi | 221da
25 10sak05 25 Gaeos
i : :
15347
— 20— 418da :

o Diagrama de y@ﬁxfm‘ ‘ 4-071 di \z:11da. \ztida
terminales bl i £
(Vista Inferior) 1a et 1 62005, Spida 1c 82005 p1am
o: terminal de bobina 4 ———-1L ' Fen0s ' s
(rejilla de 2,54 mm / ‘ | e, e KR et
100 pulg) fao ooio1. w2l 1. 5l T

0 s 2 3
TMP estrecho iy {21140 P R ACPRP
2a " [13.97_] d di
Lirre |
mm pulg (TMP)
UL, VDE, TUV, CSA, .
e Homologaciones ‘Is'\é-’a&SOéIO 1a), TV-5 (Sélo 2a), UL, CSA, TUV, VDE uL/C-UL UL, CSA

e Método de montaje

r

F N

r &

T "
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Relés Electromecanicos

Relé Estrecho y Compacto
para multiples aplicaciones

Relé Miniatura
para miiltiples aplicaciones

Miniatura Potente

Compacto Potente

e Relé
29 13
e 208 272 08~
A i <A
3 g T S [
13, | ¥ 354
29 5 P
o Modelo y 15 )\/>€2 u - i
dimensiones = 28
A
mm pulg v
e Estrecho. © 2/4 contactos conmutados e Gran variedad de e Compacto

o Caracteristicas

Tamario compacto
© Contactos con oro para
una mayor fiabilidad

® Boton de testy LED de
indicacion

o Modelos disponibles con diodo
integrado y en red RC para la
eliminacion de sobretension

e Disponible con contacto
bafiado en oro

aplicaciones

o Versatil

e Huella compatible con
otros modelos

e Alta capacidad

‘ (soe:“sai?f: no) — — ® (HCE) —
o Biestable _ _ @ (HC2K) _

(e: si,—: no)

e Material del Bafio Au 1c, 2¢, 3c: Aleacion Ag bafiada en Au
tact AgSn02 | “pgni | AGSNO: Ag 40, 4¢ doble: Bario Au + AgNi AgSn0:
i 30Af------ - -
. Capamdae_‘ de  20A| igupsac |- ~16A 250V AC
conmutacién 15A[ -
= 10A
(cos p=1) orl:
Maximo oA i
Bl MJ : o] Jac]
C 1 I M
Minimo mA1VDC 1mATVDC  1mA1VDC 1mA 1V DC
100mASV DC 100mASV DC (BafioAu)  (Bafio Au) 100pA
1vbC 100mA 5V DC_100mA 5V DC
o Tension de
conmutacién 250V AC, 30V DC 250V AC 250V AC 125V DC, 250V AC
e Configuracion c, 2c, .
e a (Tipo de insercion) 2c, 4c 1c, 2¢, 3c, 4c, 4c Twin 1c, 2¢
o Vida Util | £1actri s s 2 % 10° (1c, 2c, 4c) 2x10° (1c)
(N min. Eléctrica 10 10 10° (3¢) 5x10° (2c)
opera- - (DC) 2 x 107 ’ (DC) 10° (DC) 10
ciones) | Mecanica (AC) 10" 2x10 (AC) 5 x 107 (AC) 5 x 107
OGS 1.000Vrms 1.000Vrms 700Vrms 1.000Vrms
. t'}iieﬁié“;z OIS 3.000Vrms (2¢) 2.000Vrms 700Vrms 2.000Vrms
el L 5.000Vrms 2.000Vrms 2.000Vims 2.000Vrms
Entre partes
activas y masa - - - -

e Aislamiento a picos
de tensién

o Tension de la

(AC) 12, 24, 100/110, 110/120,
200/220, 220/240V

(AC) 12, 24, 48, 100/110,
110/120, 200/220, 2201240V

DC) 6, 12, 24, 48 100/110V
AC) 6, 12, 24, 48, 100/110,
2

(DC) 6, 12, 24, 48 100/110V
(AC) 12, 24, 48, 100/110,

bobina (DC) 5, 6, 12, 24, 48, 100, 110V (DC) 12, 24, 48, 100110V 10/120, 200/220, 220/240V 110/120, 200/220, 220/240V
] (AC)1,2a 1,4V A (AC) 1,22 1,3W (DC)0,9a 1,1W (DC) 0,9W
slcensuncierninal (DC) 0,53W (DC) 0.9W 1,2VA (AC) 1.2 2 1,3VA (AC) 1.2 a 1,3VA
i i
Enchufable Enchufable 4 i i
ot e s
” e i
: piiadl a0 1775
o Diagrama de i [%% R 528 s ] ‘5
terminales 52 5 1%, ESRER
(Vista Inferior) 52 . Y 1c 2
e: terminal de bobina 175 194 oo oo 2
(rejilla de 2,54 mm / | 4c 4ot 10+
1100 pulg) ! e, ]
; £t e ®
o 2 el 1% PN =1 il
T : 2o ot Yt
mm pulg 3c 4c
o Homologaciones | YL/C-UL UL, C-UL, TOV UL/CSA, CSA UL, G-UL, TOV

VDE (Tipo TMP pendiente)

e Método de montaje

i

) A 1

i)

16
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® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pulg

Compacto Potente

10 A Potente

20 A Potente

TV-15,30 A
(1a) Potente

o Caracteristicas

e Gran capacidad

e Tamario compacto

e Huella compatible con
otros modelos

© Gran fiabilidad

e Gran capacidad: 20A

o Alta resistencia dieléctrica:
10.000V

e Alta resistencia a picos de
corriente:

(TV-15: 1a)
(TV-10: 2a)
o Sellado _ _ _ _
(e: si,—: no)
stable _ _ _ _
: si, = no)
O LRGN Gl AgSnO» Aleacion Ag AgSnO> AgSnO:

30A 277V AC

BOAf -~ -l b - 25A277VAC - - -
e Capacidad de 20A
conmutacion 132
(cos p=1) A
2 i 5A
Maximo 3al -
Minimo
100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC 100mA 5V DC_100mA 5V DC
® Tension de
conmutacién 30V DC, 250V AC - — 30VDC, 277V AC
° g:nf'gf"af'on 1c, 2¢c 2c¢, 3c, 4c 2c, 3c, 4¢c 1a, 2a
'mﬁ’?n?,‘.“ Eléctrica 5% 10° — 1x10° 2x10°
Y g s Ty
clones) | Mecénica 838)) 8% 10 10’ 228)) 1 A 8% 10°
EolCoIERe 1.000Vrms e o™ 2.000Vrms 2.000Vrms
ghlaldez SIS 1.500Vrms gg) 49 apoyms 2.000Vims 4.000Vrms (2a)
trica Entre contactos 2c,4c) 1.500Vrms
Eriecol 2.000Vrms e houe 2.000Vrms 5.000Vrms
Entre partes
activas y masa - - B -
o Aislamiento a picos _ _ _ Min. 10.000V

de tension

e Tension de la
bobina

(DC) 6, 12, 24, 48 100/110V
(AC) 6, 12, 24, 48, 100/110,
110/120, 200/220, 240V

(DC) 12, 24, 48, 100, 110V
(AC) 24, 48, 100, 115, 200,
220, 240V

(DC) 12, 24, 48, 100, 110, 200V
(AC) 24, 48, 100, 115, 200, 220,
240V

(DC) 6, 12, 24, 48, 100, 110V
(AC) 12, 24,48, 100/120,
200/240V

e Consumo nominal

(DC) 0,9W
(AC) 1.2a 1,3VA

(ZC)Aprox 1.5W (DC)
X. 2,0VA (AC)

(3C)Aprox 1.5W (DC)
x. 3,1VA (AC)
(4c)Aprox 1.5W (DC)
Aprox. 4,8VA (AC)

(20) Aprox 14W (DC)
x. 36VA (AC)
(3c)Aprox 1,6W (DC)
x. 5.2VA (AC)

(4c) Aprcx 2,0W (DC)
Aprox. 7.6VA (AC)

(DC) 1,92W
(AC) 1.7 a 2,7VA

e Diagrama de
terminales
(Vista Inferior)

Tipo de terminal enchufable

11

% @i

o

o g0
’
&
75 } 75 { §
7.26 7.26
Y

Corte del panel

245201 dia
774004

§ |_ 40101 _|

(Tipo de terminal enchufable)
(Tipo de terminal a tonillo)

o: terminal de bobina 2 2 3e
(rejilla de 2,54 mm / o —. A,D,H 105 248201 da.
1100 pulg) ) AR SN
) Y [y — Feh—
B Smail P
e % o 4c (Terminal tipo NEMA)
- o 10 Y (Tipo de terminal a tornillo)
mm pulg 54 7
o Homologaciones UL, TV, CSA UL, CSA, VDE UL, CSA UL, CSA, VDE, TUV, TV

e Método de montaje

) A 1

i8]

]
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Relés Electromecanicos

® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pul

10A

Alta capacidad de corte en DC

Relé para
Alta Tensién DC

e Construccion pequefia y segura

e Compacto y ligero

o Contacto de alta fiabilidad

e Relé para alta tension
DC: 100 DC V, 100 A
e Compacto y ligero

o Caracteristicas * Bajo ruido
o Sellado
(e: si, - no) hd -
o Biestable _ _
(e: si, —: no)
e Material del . Tungsteno/ Tungsteno/ i
contacto Molibdeno Aleacién de cobre Aleacién de cobre Alsacién de cobre AgCu0
60A 400V DC 80A 400V DC 300A 400V DC 100A 100V DC
e Capacidad de  40A
conmutacion ggz
(cos p=1) &
sy 10A
Maximo sal |
Méx. corriente de corte Méx. corriente de corte Méx. corriente de corte
Minimo TABV DC 600A 300V DC 800A 300V DC 2500A 300V DC A 12V DC
(5 ciclos) (1 ciclos) (3 ciclos)
® Isf‘sm" e, 10A 400V DC 60A 400V DC 80A 400V DC 300A 400V DC 300A 150V DC
e Configuracion
Etcontacio 1a 1a 1a 1a 1a
o Vida Uil | £jactri 7.5x10° 10A400V DC | 3 x 10° 60A 400V DC 10° 80A 400V DC 10° 300A 400V DC .
(Nemin, | Erectrica (LR < 1ms) (UR < 1ms) (UR = 1ms) (UR = ms) 10° (100A 100V DC)
clones) | Mecanica 10° 2x10° 2x10° 2x10° 10°
Elr;it;; g:ntactos 2.500Vrms 1.500Vrms
o Rigidez| Entre blogues - —
dieléc- | 9¢
el e 2.500Vrms 2.500Vrms
Entre partes
activas y masa - - - - -
e Aislamiento a picos _ _ _ _ _
e
° Zﬁ:fr::n gelia (DC) 12, 24, 48, 100V (DC) 12, 24V (DC) 12, 24V (DC) 12, 24V (DC) 12, 24V
e Consumo nominal Max. 1,4W Max. 5SW Méax. 4,5W Max. 4 a 40W 5W
Terminal a Circuito Impreso
4-245¢" dia. 6
\Otfiod monie -4 2
o Diagrama de [958 e o
terminales i e 635 |
(Vista Inferior) I lse x oo . 36 di 47 e
o: terminal de bobina g G e I N4 _+
(rejilla de 2,54 mm / NG : :
,100 pulg)
mm pulg
e Homologaciones UL, C-UL —
. N Bloque de Bloque de Bloque de Bloque de
O LS D ED el Lr i terminales a tornillo terminales a tornillo terminales a tornillo terminales a tornillo
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® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pulg

Alta capacidad de corte en DC

Relé de Automovil

Relé para 42V
Relé de Automovil

Miniatura, Bajo Perfil
Relé de Automovil

o Caracteristicas

e Compacto y ligero

e Relé indicado para vehiculos eléctricos / hibridos
e Construccion pequefia y segura

o Contacto de alta fiabilidad

© Relé de automovil de
alta capacidad de
corte en DC

e Adecuado para

e Perfil bajo

e Alta capacidad

e Huella simple que
permite un disefio

e Bajo ruido vehiculos de 42 V sencillo de la PCB
e Sellado
(e: si, —: no) o o — o
e Biestable _ — — —
(e: si, —: no)
o Material del " Tungsteno/ e Aleacion de Ag Aleacion de Ag
contacto Molibdeno Aleacion de cobre Aleacion de cobre (Libre de Cd) (Libre de Cd)
80A 400V DC 300A 400V DC 100A 42V DC
e Capacidad de  35A} -
conmutacién 202
= 5
(cos p=1) on
2 10A
Maximo sal -
Max. corriente de corte Max. corriente de corte
Minimo A12VDC 800A 300V DC 2.500A 300V DC A 12V DC 1A 12V DC
(1 ciclo) (3 ciclos)
gpensionlde 10A 400V DC 80A 400V DC 300A 400V DC 100A 42V DC —
e Configuracion
T @eE 1a 1a 1a 1a 1a, 1c
o Vida Uil | Ejsctrica 7,5' 10A 400V DC 10° 80A 400V DC 10° 300A 400V DC 10° 2x10°
(N° min. L/R<1ms L/R<1ms L/R<1ms (100A, 42V DC, carga resistiva) | (a 14V DC, pico 25A, estable 5A)
opera- - s 5 s 3 7
ciones) itz 10 2x10 2x10 (Frecuencia de operacion: 120 cpm) 10
CILDERIEGES 2.500Vrms 1.500Vrms 500Vrms
o Rigidez | Entre blogues _ — —
dieléc- | de contactos
trica | Entre contactos 2.500Vims 2.500Vrms 500Vrms
Entre partes _ _ _
activas y masa
e Aislamiento a picos _ _ _
de tensio
o Tension de la
e (DC) 12, 24V (DC) 12, 24, 36V (DC) 12V
12V: Max. 40W
(Pico, aprox. 0,1s)
o Consumo nominal Max. 1,4W Max. 4,5W 2av: Max. 4V (Estable) 5,0W 640mW
(Pico, aprox. 0,1s)
Max. 4W (Estable)
Circuito impreso
e Diagrama de o il
terminales W — 8
(Vista Inferior) 254a 2‘6‘ o ) 253 d l — o
o: terminal de bobina o £ i e Montaje superficial
(rejilla de 2,54 mm / ! \J | o o
100 pulg) 7

mm pulg

e Homologaciones — — —

o Método de montaje Bloque de terminales a tornillo

|

Nota. Significado de los simboloer Terminales a PCB U :Enchufable §il, Wontaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [Z] Montaje superficial




Relés Electromecanicos

Potencia, Miniatura, Tamafo p Doble Contact Abierto | Huella Estandar Global  [Tipo de Alta Capacidad a PCB
© Relé Relé de Automovil de Perfil Bajo|  Relé de Automévil Relé de Automovil Relé de Automévil Relé de Automévil
CP
<Potencia>
12 22 16
155 > a7 155 > ~12, 855\ 16 22 G0
13 10 6 _—_ 6 a
512N 22 51C — 30 8
X . ﬁ‘e < % 9 N > < ?
e Modelo y j‘o,f? {7 54 [1]6,‘4 46
dimensiones A P e
mm pulg
e Compacto e Compacto e Tamafio reducido e Disefiado para e Capacidad nominal

o 35A nominal
e Soporta cargas

o |deal para sistemas
eléctricos del

o Huella estandar
o Sellado plastico

aplicaciones del
mercado de la

de conmutacién de
30A

c Tt capacitivas mercado de la e Utilizado en automocion e Tipos H/L ideales
¢ Laracteristicas automocion aplicaciones de  Baja tension de para lamparas
seguridad como pick-up e 30A nominal
alarmas, antirrobos,
etc
o Sellado
(e: si,—: no) o d d o d
© Biestable _ _ _ _ _
(e: si,—: no)
o Material del Aleacion Ag Aleacion Ag Aleacion Ag Aleacion Ag Aleacion Ag

contacto (Libre de Cd) (Libre de Cd) (Libre de Cd) (Libre de Cd) (Libre de Cd)
a5l - -35ATh(@20°C.450mwW) | oo o [(Cargalémpara) Lol
o Capacidad de  30A| - | Corriente | " '30A 1h (a 20°C, 450mW)
conmutacién 25 méx de L Carrerie’
max. de
= 20A] - -
(cos p=1) & 12A14VD‘C p
P 10A
Maximo SAl e e
Minimo 1A12VDC 1A12V DC A12VDC Estandar  Alta capacidad A12VDC
1A 12V DC
o Tension de
conmutacion — 14V DC — 16V DC —
e Configuracion 1a, 1c 1a, 1c Doble contacto 1a, 1c 1a, 1c, 1a (HIL)

de contacto

Normalmente Abierto

o Vida util

5

5

Estandar: 10°

5

ey 2 x10 5 A - 10°
(N° min. Eléctrica | (carga de condensador) | (a 14V DC, pico 258, estable 54| 10 (Garga lampara) SRR A (Carga resistiva)
clones) | Mecanica 107 107 107 107 107
aEg:;;g:ntactos 500Vrms 500Vrms 500Vrms 750Vrms 500Vrms
o Rigidez| Entre blogues _ _ _ — —
dieléc- | de contactos
il R 500Vrms 500Vrms 500Vrms 1.500Vrms 500Vrms
Entre partes
activag y masa - - - - -
e Aislamiento a picos _ _ _ — —
de tension
C :z:fr":“ dela (DC) 12V (DC) 12V (DC) 12V (DC) 12V (DC) 12V
: 450mW 450mW
e Consumo nominal 640mW 640mW 1.000mW 640mwW 640mW
1a Shis 1a 413da Estandar (1a)
T + B Gttt Ein v Cou
B A
__da._g » . o b o
o Diagrama de S Lf—rf i o [ ‘
terminales i y T YR
(Vista Inferior) m‘[{ Rods) fiéh“ o4 28 102 . . 2l 122 L
e: terminal de bobina 45 4 di o 3 1c 513da
(reiilla de 2,54 mm / s o e L85 ol E ol N
1100 pulg) 5ol 20 e o+ T ) 1 Emin iy
107 150010 100 402 v | I:*
51,391 o, sgsre ] . o [ E "
I_y;‘gf B v (i
L il

mm pul

e Homologaciones

e Método de montaje

T

T

T

20
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® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pulg

Relé Doble Super Miniatura| Pequefio y Estrecho

Relé de Automovil

Relé de Automovil

>
135

P

y Estrecho. Rele de

Tipo de Potencia, Pequeno Relé Doble de Potenc|a

Relé de A

Relé Silencioso de 1
conmutado para automévil

16,6

o Caracteristicas

e Super miniatura
[13,7(L)x12,2(W)x13,5(H)]
[,539(L)x,480(W)x 531(H)]

e Alta capacidad: 25A

e Miniatura

o Doble (1 CO x 2)

e Huella simple que
permite un disefio

e Compacto

e Capacidad maxima
de conmutacién: 35A

e Silencioso en su

e 7 Acontinuos / 30 A
de pico

e Huella simple que
permite un disefio

o Silencioso

e Requiere menos
espacio

e Sellado

e Doble (1 CO x 2) sencillo de la PCB categoria sencillo de la PCB ® Huella estandar
e Puente en H (8 6 10 terminales) | e Puente en H e Doble (1 CO x 2)
disponible e Puente en H disponible
disponible
o Sellado
(e: si,—: no) o o o o o
stable _ _ _ _ _
: si, =t no)
o Material del Aleacion Ag Aleacion Ag Aleacion Ag Aleacion Ag Aleacion Ag
contacto (Libre de Cd) (Libre de Cd) (Libre de Cd) (Libre de Cd) (Libre de Cd)
TOA - - - mmemm e
e Capacidad de 60A

conmutacion igﬁ
(cos p=1) on
Maximo 20A1-
TOAT - INAS INC | - ! [ CINALC N.C. : TNe| [
A ] ] ] | I ] | I ] | I
1A12V DC 1A12V DC 1A12VDC 1A12VDC 1A 12V DC
e Tension de 14V DC (N.A.) _ _ _ _
conmutacié 14V DC (N.C.)
giconfiguracien 1¢, 1o % 2 16, 1o % 2 16, 1o % 2 1ox2 1c
+ Vida atil - 2510 2510 2 10° 210 (Estable 7A, pico 30A), | 3 x 10° (a 14V DC,
(Nemin. | E1E0tICa | ette o ™ | ioacet oo matoy ™| b amsst ooy ™ |5 ¢ 10*(Bloqueo de motor 204) | pico 30A, estable 5A)
opera- s 10’ (Frecuencia de 7 7 o 7
ciones) it operacion: 120 cpm) 10 10 10 10
Enipcontesine 500Vrms 500Vrms 500Vrms 1.000Vrms 500Vrms
o Rigidez | Entre blogues _ _ _ — —
dieléc- | de contactos
Ll R 500Vrms 500Vrms 500Vrms 1.000Vrms 500Vrms
Entre partes _ _ — — —
activas y masa
o Aislamiento a picos _ _ _ _ _
de t i6
e Tension de la (DC) 12v (DC) 12V (DC) 12V (DC) 12V (DC) 12V
bobina
e Consumo nominal 640mW, 800mwW 800mWwW 1.000mW 640mwW 640mwW
Doble Doble
s
© Diagrama de = i =
erninales FRNGETS NG| T =
(vlsta Inferior) 4-, i 4147 dia. 41,47 dia. 12‘7‘ . ———
e: terminal de bobina Eis | = T
(rejilla de 2,54 mm / Estrecho 1c Estrecho 1c Estrecho 1c :

0 pulg)

mm pulg

215da  21,0da

7,62

e Homologaciones

o Método de montaje

Nota. Significado de los simboloer Terminales a PCB U :Enchufable §il, Wontaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [Z] Montaje superficial



Relés Electromecanicos

Doble Sllencwso de

Relé de Bajo Perfll

Compacto, ahorro de espaclo

Alta Potencia

Relé para A

Automovil
Relé de Potencia

® Relé Potencia para A para A
Micro ISO Micro ISO
246 > 170 (Enchufable) (PCB) o /(14‘4
) Mmm 280 Er\chulﬁble) 20 =\ 15 , 20 a1 5
~ i Micro ISO N /}\/ / e 1
® Modelo y i 1 T
dimensiones - i
| L
mm pulg

o Silencioso o Perfil bajo e Compacto e 40 Aa 85°C 185°F  Reducido tamaro

o Doble (1 CO x 2)
o Sellado

e Bajo incremento de
la temperatura

e Alta capacidad de
conmutacién (35 A)

o Terminales ISO
o Alta resistencia a

e Ligero
e Enchufable

c teristi © Huella simple que * Bajo ruido e Terminales los golpes
¢ Laracteristicas permite un disefio micro ISO  Bajo incremento de
sencillo de la PCB la temperatura
o Sellado
(e: si,—: no) ® ot ot ® bt
o Biestable _ _ _ — —
(e: si,—: no)

o Material del

Aleacion de Ag
(Libre de Cd)

Aleacion de Ag
(Libre de Cd)

Aleacion de Ag
(Libre de Cd)

Aleacion de Ag
(Libre de Cd)

Aleacion de Ag
(Libre de Cd)

e Capacidad de

7T0A14VDC_

conmutacién 532
= 4
(cos ¢ =1) A :
Maximo 2041 :
AL I NA TNC.] [ NA NG| CINAC| a fa] \_17 [1a 1’»,'«'J'
Minimo Alta (14w (18W)
1A 12V DC 1A 12V DC (Tension A2V D 12v) 1A 12V DC 1A 12V DC
o Tension de — 14V DC (NA.) 16V DC (12 V) 16V DC (1a, 1b 12V)
conmutacion 14V DC (N.C)) 18vDC 32V DC (24 V) 3ovBe e sav)
gconfiguracier Tox2 1a, 1c 1a, 1c 1a, 1c 1a, 1b 1c
o Vida Gtil | £ractri 2x10 s - 10° (Carga resistiva) ° s
(Nemin, | eCtica | e o oy °° | 10" (Cargaresistiva) | (sejiado: 5 x 10°) (Sellado: 5 x 10°) 10
opera- . 7 10° (Frecuencia de 10° (Frecuencia de s *
ciones) MScanica 10 operacion: 120 cpm) operacion: 120 cpm) 10 1a 1,8W: 2 x 10° (30A)
Egi'erftg:"mws 500Vrms 500Vrms 500Vrms 500Vrms 500Vrms
o Rigidez| Entre blogues _ _ _ _ _
dieléc- | de contactos
frica | Entre contactos 500Vrms 500Vrms 500Vims 500Vims 500Vims
Entre partes _ _ _ _ _
activas y masa
® Aislamiento a picos _ _ _ _ _
de tension
© :z';f:;" dela (DC) 12V (DC) 12V (DC) 12, 24V (DC) 12, 24V (DC) 12, 24V
) 1,4W (12V)
e Consumo nominal 640mW 800mW 12“ 8‘2&% 1,8W (24V) 1Y4W 8:) 1b, 1c)
! 1,8W (1a Alta capacidad) ! P
Mini ISO
Micro 280 “’*H' |6
=T
71,5 }'dia

e Diagrama de
terminales
(Vista Inferior)
e: terminal de bobina
(rejilla de 2,54 mm /
,100 pulg)

mm pulg

Sellado con resina epoxi

Sellado con
resina epoxi

(—19,5 766

e Homologaciones

e Método de montaje

FU

FU

FU

22

Nota. Significado de los sw’mboloer Terminales a PCB U :Enchufable. §il Montaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [—] Montaje superficial
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® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pulg

Estrecho Compacto Polarizado
Relé de Seguridad

SF Estrecho

Polarizado Monoestable
Relé de Seguridad

SF3

Polarizado Monoestable
Relé de Seguridad

Polarizado Monoestable
Relé de Seguridad

o Caracteristicas

e Estructura de contactos de
operacion forzados
conforme a EN50205, tipo A

o Perfil estrecho

e Disponibles modelos con
LED de indicacion

e Estructura de contactos de
operacion forzados
conforme a EN50205, tipo A

o Alta fiabilidad de los
contactos

o Estructura de contactos de
operacion forzada conforme
a EN50205 (SF2D: Tipo A,
SF4D: Tipo B)

o Estructura de contactos de
operacion forzados
conforme a EN50205, tipo B

® Aislamiento reforzado
conforme con EN50178

e Doble contacto

e Bajo perfil

o Sellado
(e: si,—: no)

stable
: si, = no)

o Material del

Bafio Au + AgSnO:2

Bafio Au + AgSnO2

Bario Au + AgSnO2

Bafio Au + AgSnO2

e Capacidad de
conmutacion
(cos p=1)

Maximo

Minimo

1mA 5V DC

10mA 10V DC

10mA 10V DC

10mA 10V DC

® Tension de
conmutacion

30V DC, 250V AC

400V DC, 400V AC

400V DC, 400V AC

500V AC, 500V DC

e Configuracion 2a2b, 3a1b,
de o 4a2b, 5a1b, 3a3b 3alb 2a2b, 4a4b 4a2b
* ida | Erectrica 10° 3x10° 10° 2x10°
chones) | Mecanica 10° 10° 10' 10°
OIS 1.500Vrms 2.500Vrms 1.300Vrms 2.500Vrms
¢ Rigidez e ontscioe. |  2.500Vrms, 4.000Vrms 2.500Vrms 2.500Vrms 4.000Vrms
i i 4.000Vrms 2.500Vrms 2.500Vims 5.000Vrms
Entre partes
activas y masa - - - B
o Aislamiento a picos _ _ _
de tensién -
e Tension de la (DC) 5,9, 12, 16, 18, 21, 24,
bobina (DC) 24V (DC) 5, 12, 24, 48, 60V (DC) 5, 12, 24, 48, 60V 36, 48, 60V
q 360mW (4 contactos) -
e Consumo nominal 500mW (6 contactos) 500mW 500mW 390-420mwW
10,16
i 101,405 dig SF2D
" INENEE S
PANANEI Y
= AR ERARARRRRRERER
PANEEEI NN
« Diagrama de (8 o] -
terrrgﬂnales 2a20 J i O e l
(Vista Inferior) SF4D [ ,
e: terminal de bobina 10,16 F ) I
(rejilla de 2,54 mm / 14-1.4 055 dia, g ! !
,100 pulg) BREH 3atb _ SRR
g A | ——
13,97 1.6 dia. para insercion automatica
(1.83) || 20 508
: 5,08 20 5.0
11,43 450, 5,08 .200 4adb
mm pulg 6 contactos
e Homologaciones uL/C-uL, TUV UL, CSA, TUV, SEV UL, CSA, TOV, SEV UL, CSA, TUV, SEV

e Método de montaje

1

T

T

1

Nota. Significado de los simbolos Lr Terminales a PCB Lg :Enchufable; fill, Montaje superior; .ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [] Montaje superficial



Relés Electromecanicos

® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pulo

8GHz Tamaiio Pequeiio| 3GHz Microondas |2.6GHz Microondas |1.5GHz Microondas Circu

1 GHz para
itos Atenuadores

o Excelentes
caracteristicas a
alta frecuencia

e Pérdida por insercion;
Max. 0,2dB (2,5GHz)
o Aislamiento

o Relé de reducido
tamario para
frecuencias de hasta

o Aislamiento Min. 60dB
(1,5GHz)
e Pérdida por insercion

e Pérdida por insercion;
Max. 0,3dB (1GHz)
e Aislamiento;

——— (500, a 5GHz) Min. 60dB (2,5GHz) | 2,6GHz Max. 0,3dB (900MHz)| Min. 20dB (1GHz)
¢ Caracteristicas o Terminales SMD e V.SW.R;Max. 1,2 |e50Q, 75Q e V.S.W.R. Max. 1,5 (Entre contactos abiertos)
e Reducido tamario (2,5GHz) (900MHz) o Min. 30dB (1GHz)
(Entre bloque de contactos)
o V.SWR.; Max. 1,2 (1GHz)
o Sellado
(e: si, —: no) - d d o d
o Biestable
(e: si, —: no) ® o - hd ®
O LLEHEN Gl Aleacion Au Au (Bifurcado) Au (Bifurcado)  |Chapado Au (Bifurcado) mlf‘%zgg Chapado Au
15A
e Capacidad de  10A
conmutacion 8A
(cos p=1) = —— . . . .
otencia de entrada Potencia de entrada Potencia de entrada Potencia de entrada Potencia de entrada
Maximo 2A en el contacto: en el contacto: en el contacto: en el contacto: en el contacto:
1A 1W (a 5GHz) 20W (a 2,5GHz) 10W (a 2,6GHz) 10W (a 1,2GHz) 3W (a 1GHz)
Minimo
® Tension de
Canmutacion 30V DC 30V DC 30V DC 30V DC 30V DC
. ‘(’::nflgll.lra‘mon 2¢ (DPDT) 1c 1c 1c 2c
o Vida Util| Ejgctrica 10° 10° 3% 10° 3x10° 107
(N° min.
chones) | Mecanica 107 5% 10° 10° 5 10° 10°
Egi‘e'::g"t“ms 500Vrms 500Vrms 500Vrms 500Vrms 750Vrms
* Rigidez| Entre blogues 500Vrms — — — 1.000Vrms
dieléc- | d¢ ’
Rl ot 500Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms 1.000Vrms
o - 500Vrms - 500Vrms 1.000Vrms
o Aislamiento a picos _ _ _ _ _
de i6
o Tension de la (DC)3,4,5,6,9,12, (DC) 3,4,5,6,9,12, (DC) 3,4,5,5,6,9, (DC) 1,5, 3,4,5, 5,
bobina (BC)3,4.5,12,24V | 24y 24V 2,24V 6,9, 13, 24, 48
: (Monoestable) 200mW (Monoestable) 200mW | 140mW (1,5 a 12V)
e Consumo nominal 200mwW (-L) 200mw 200mwW (-L) 200mw 200mW (24V)
(~L2) 400mwW (~L2) 400mwW 300mW (48V)

e Diagrama de
terminales
(Vista Inferior)
o: terminal de bobina
(rejilla de 2,54 mm /
,100 pulg)

mm pulg

0,9 dia agujero
(035 dia aUjero (spio biestable
254\44— 2 bobinas)

TNy
7T

T
KAl
T
-
W\\Q%

020

Bobina estandar
Biestable 1 bobina

Huella sugerida
para el montaje
(Vista superior)

I Y-

N 2%
zgflt -
’ ped]

|

0 g0
| &

Huella de
fjacion

tierra,

e Homologaciones

e Método de montaje

Tl

T

Tl

T

24
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® Relé

e Modelo y
dimensiones

mm pulg

Perfil Ultra Bajo
Alta Frecuencia

106 %%
by S

Relé Coaxial

RD (ARD)

4
N ¢

Relé Optico
| WA (AWAP)

Construccién de
Lentes Moldeadas

| WA-M (AWAM)

10
394

o Caracteristicas

o Alta frecuencia con
un perfil bajo de
4mm ,157pulg

o Alta sensibilidad

e Aislamiento;

Min. 10dB (1,8GHz)

o Alta potencia

e Reducido tamafio

e 18GHz, 26,5GHz,
3GHz

e Reducido tamafio

e Ligero

® Baja pérdida por
insercion: 1dB max.

o Biestable

e Relé para fibra optica

e Entrada/Salida
unilateral para fibra
optica

e Indicador integrado

e Conforme a Telcordia
GR-1221-core

o Sellado
(e: si, —: no) ® - — [ ]
stable
: si, —: no) - [ ] [ ] [ ]
e Material del Fijo: Ag + Chapado Au =
contacto Movil: AgPd Bario Au — _
e Capacidad de
conmutacion
cos o =1 i
wme | G | P
aximo 3W (a 1,2GHz, . — —
1w §a 1,seHzg 120W (a 3GHz)
Minimo
e Tension de _ 30V 100mA — _
Ccor t i6
e Configuracion 1x2
de contacto 1c SPDT, Transfer, SP6T 2%2 1x2
o Vida il | Ejgctri ; 5% 10° _ —
(Nemin Eléctrica 10 (SPDT)
3{3,’:;) Mecanica 5x10° 5x10° 10 10
5,',‘;;§;’"‘°°‘°‘-‘ 750Vrms 500Vrms — _
o Rigidez | Entre blogues _ _ — _
dieléc- | de contactos
trica Entre contactos
y bobina 1.500Vrms 500Vrms — _
Entre partes
activasp y masa - 500Vrms — —
® Aislamiento a picos _ _ — —
de tension
e Tension de la (DC) 1,5, 3, 4,5, 5, (DC) 45 (s6lo monoestable),
bobina 6,9, 12, 24V $ 5t pra diivers i), (DC) 3, 4,5, 5V (DC) 3, 4,5V
. (SPDT) 840mW
o Consumo nominal ;égmw gf\%u V) | (Transfer) 1.540mw 150mW 140mW
(SP6T) 840mwW

e Diagrama de
terminales
(Vista Inferior)
o: terminal de bobina
(rejilla de 2,54 mm /
,100 pulg)

mm pulg

#

Terminales a Circuito Impreso
26,00

1,024 520

|

T

T

1,05 dia.
041 dia

1 bobina biestable

26,00
1,624 5

2
! |
|
!

1,05 dia.
041 dia.

2 bobinas biestable

1016
254 300

&
S
NG

e Homologaciones

Telcordia GR-1073
GR-1221

Conforme con Telcordia
GR-1221-core

o Método de montaje

1

1 )

T

Nota. Significado de los simboloer Terminales a PCB U :Enchufable §il, Wontaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [Z] Montaje superficial
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Relés PhotoMOS

Los relés PhotoMOS combinan las
ventajas de los relés electromeca-
nicos y los semiconductores.
Usando sefiales de control muy
pequefias son capaces de conmu-
tar un amplio rango de tensiones
DC y AC, con pocos V.

El acoplamiento optico garantiza
una alta rigidez dieléctrica entre
entrada y salida.

Con los relés PhotoMOS el circuito
de entrada se aisla del circuito de
salida mediante un acoplamiento
optico usando un dispositivo no
conductor, es decir, hay aislamien-
to eléctrico total.

Los tres elementos principales de
un relé PhotoMOS son un LED en el
circuito de entrada y un fotodetector
a la salida, combinado con una
estructura MOSFET.

Fotodetector

ENTRADA (+)

Figure 1: Esquema interno del PhotoMOS

Si se hace pasar una corriente
especifica por el circuito de entrada el
LED emite luz que incide en el
fotodetector a través de una pelicula
aislante transparente. La luz captura-
da se convierte en una tension
proporcional en el fotodetector.

Esta sefial alimenta la entrada del
MOSFET usando un circuito interno.
Si la tensién desarrollada por el
fotodetector alcanza un valor determi-
nado, el MOSFET se activa, es decir
el canal empieza a conducir o no, y la
carga se activa o se desactiva.

Si se interrumpe la entrada del circuito
el LED deja de emitir luz y la tension
desarrollada por el fotodetector se
colapsa. El circuito interno instanta-
neamente descarga la puerta del
MOSFET vy la carga del circuito se
activa o desactiva

LED

El diagrama de abajo permite
identificar los componentes de un relé
PhotoMOS. El LED esta en la parte
de arriba, frente al fotodetector en la
parte de abajo. Los MOSFET's de
potencia, que activan la corriente de
carga, estan a la izquierda y a la
derecha del fotodetector.

La moderna tecnologia de los
semiconductores permite operacio-
nes rapidas, silenciosas a alta
velocidad con componentes muy
pequefios. La vida de un PhotoMOS
es casi ilimitada cuando se usa bajo
las condiciones especificadas. Son
relés extremadamente fiables, no
susceptibles a vibraciones y su
resistencia ON permanece constante
durante toda la vida del relé. Ademas
no hay “autodisparo” aunque se
produzcan picos de tension en el
circuito de carga.

MOSFET

}ZEE

b do

s —— ]
E: VL(AC,DC)
14 = |

Carga

Figura 3: Conexion tipo A del PhotoMOS

ENTRADA (-)

6 Carga +
I Vi (DC)

¥ Egﬁﬁ—

Corriente de carga, A

Relés PhotoMOS de potencia

ita capacidad I

Relés PhotoMOS de potencia

Relés PhotoMOS de potencia,

030 40 5 70 100

200 300 400500 700 1000 1500 2000
Tension de carga, V

Plano & Potente

Baja resistencia de ON

Economico & baja
resistencia Of

Gran variedad

Alta sensibilidad

Baja rosistoncia ON |
Baja capacitancia do sallda

Figura 4: Conexion tipo C del PhotoMOS

Figura 2: Gréfica de seleccion corriente de carga vs. tension de carga
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Ventajas de la tecnologia de los relés PhotoMOS

1. Ideales para conmutar cualquier tipo de carga 3. Idoéneos para conmutar pequefias sefiales gracias a la
obteniendo una salida muy lineal sin apenas baja corriente de fugas, de entre pA y nA (AQY21*S).
saturacion o tension offset (AQY225R2V).

< 107
g
£
g <
gl p
© S 10”
2
3
2,0 -1,5 -1,0 -0,5, 05 10 15 20 g
N | | 8 e
Tension, V g 10°
100 © T Qv2145, AQY2 o?'
-150 L~ AQY2128 |
o2 | ‘ |
2% 7 [T
251 20 40 60 80 100
Tension de carga, V
2. Gracias a la tecnologia de los semiconductores 4. Los relés PhotoMOS pueden funcionar con corrientes
consigue altas velocidades de operacion con un de entrada muy pequefias. También disponibles
comportamiento estable incluso al final de su vida modelos de alta sensibilidad (AQV234). Tener en
util (AQY221N3V). cuenta condiciones de temperatura y seguridad.
Puesto que no existe contacto mecanico no se
producen rebotes en los contactos.
50 30
40
c <
§ 30 é %
20
10
10
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0 01 02 03 04 05 06
Tiempo de operacion, ms Corriente de operacion del LED, mA
Explicacion de los cédigos de los relés PhotoMOS
AQ 'V 12 5 2 |G A X
Tipo de o Tension Rigidez ¥
Tipo Contacto Aplicacion de Tipo dieléctrica  Opciones Conexion Embalaje
carga ElS
S :4canales 1:1NA (DC) 0: Tipo HF 0: 350V nada: estandar nada : 1500Vrms nada : estandar nada: PCB (DIL) nada : tubo
SOP16 2:1NA (AC/DC) Alta frecuencia 1: 30V~40V E :econémico H  :5000Vrms L :limitador A :Montaje XMW : en cinta
V :1canal 2NA (AC/DC) pequefia 2: 60V G : alta capacidad PhotoMOS de . de corriente superficial continua
DIP6,SOP6  4:1 NC (AC/DC) resistencia 3: 250V N :BajoCxR potencia: 2500vms K * Proteacion (SMD) Z¥ :encita
W :2 canales 2NG (AC/DC) 1: Tipo GU 4 400V R :BajoCR frente a S Small outine continua
DIPB,SOP8  6:1NA, 1NC Uso general 5: 80V~ 100V corocircutos fsop)
Y :1canal, (AC/DC) Ecpom')mico 6: 600V V' : Shrink
DIP4, SOP4, 2 Tipo 7 200V small outline
SSOP NA = contacto normal- Altafrecuencia 8 : 1500V psagkoage
Z 1 canal mente abierto  3: Tipo HS 9: 1000V ( )
siL NC = contacto normal- Alta sensibilidad
mente cerrado 5 Tipo HE
Econémico
Tipo HF
Alta frecuencia
pequefia
resistencia
6: Hibrido
7: Tipo DIP de
potencia

No estan disponibles todas las combinaciones 29



Relés PhotoMOS
Relés PhotoMOS: * Tabla de Seleccion de los Tipos Estandar

Familia de producto Tipo™") Encapsulado c(:enlig:::::n Tension iz:;i:]l:le Resi(st::?:ai)a-ON
AQY211EH (A) DIP4 1a 30V 1,0A 0,250
AQY212EH (A) DIP4 60V 0,55A 0,850
AQY210EH (A) DIP4 350V 0,13A 180
AQV210EH (A) DIP6 350V 0,13A 230
AQY214EH (A) DIP4 400V 0,12A 260
PhotoMOS GU-E AQV214EH (A) DIP6 400V 0,12A 300

Uso general economico

AQY216EH (A) DIP4 600V 0,05A 52Q
q ’ AQV410EH (A) DIP6 1b 350V 0,13A 18Q

0 AQW610EH (A) DIP8 1alb 350V 0,12A 180
AQW614EH (A) DIP8 400V 0,1A 260
AQW212EH (A) DIP8 2a 60V 0,5A 0,830
AQW210EH (A) DIP8 350V 0,12A 18Q
AQW214EH (A) DIP8 400V 0,1A 260
AQW216EH (A) DIP8 600V 0,04A 520
AQW414EH (A) DIP8 2b 400V 0,1A 260
AQY212S SOP4 1a 60V 0,5A 0,830
AQY212GS SOP4 60V 1,0A 0,340
PhotoMOS GU AQV212S SOP6 60V 0,5A 0,830
Uso general AQY210S SOP4 350V 0,12A 17Q
‘ ’ AQY214S SOP4 400V 0,1A 250
0 AQY410S SOP4 1b 350V 0,12A 18Q
AQW610S SOP8 1a1b 350V 0,1A 18Q
AQW210S SOP8 2a 350V 0,1A 16Q
AQW214S SOP8 400V 0,08A 300
PhotoMOS protegidos frente a AQV112KL DIL6 1a 60V 0,5A 0,55Q
R AQY210KS SOP4 350V 0,12A 23,50
PhotoMOS de potencia | AQZ102 SIL 1a 60V 4,0A 0,050
(Ata capacidad) AQZ202 SiL 60V 3,0A 0,110
AQZ205 SIL 100V 2,0A 0,23Q
AQZ204 SIL 400V 0,5A 2,10
AQY221N3V SSOP 1a 25v 0,15A 5,50
AQY221N2V SSOP 40v 0,25A 9,50
PhotoMOS RF
B R AQY221N1S SOP4 40v 0,12A 9,80
® @ AQY221R2V SSOP 40v 0,25A 0,750
AQY221N2S SOP4 40v 0,12A 9,50
AQY221R2S SOP4 40v 0,25A 0,80

A = SMD
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Relés PhotoMOS

Uso General, SOP, Alta Capacidad

Uso General, Econémico, SOP

1 contacto NA

1 contacto NA

AC/DC AC/DC
4-Pines 4-Pines
e Modelo y dimensiones
43 44 43 ,
‘\»‘)\./\/;2‘1 O
mm pulc
o Corriente de carga incrementada | e Superminiatura
en encapsulado SOP de 4 pines | e SOP de 4 pines
o Caracteristicas
Referencia AQY212GS AQY212S AQY210S AQY214S
T Pico AC 60 V 60 V 350 V 400 V
de carga* DC 60V 60V 350 V 400V
.| 10A
Corriente maxima
nominal OBAf - 08A
o Salida APL.) o
Pico corriente 30A 15A 0,3A | 024A
Consumo maximo* 300 mw 300 mwW 300 mw
Resistencia | Tipica 0,34 Q 0,83 Q 17Q 25Q
ON Maxima 0,7Q 25Q 25Q 350
C ia de salida (Tipica) 220 pF 80 pF 45 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA 50 mA
Tension inversa LED* 5V 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tipjca 1,1 mA 0,9 mA 0,9 mA
cperscen oFF) tepy | Maxima 30 mA $mA 3.0 mA
Corriente de desactiva- | Minima 0,3 mA 0,4 mA 0,4 mA
cién LED [Cp"(lal'!‘()a Lu;,,] Tipica 1,0 mA 0,85 mA 0,85 mA
jrensionumbral B8 lT{pica 1,14V 1,14V 1,14V
(I =5 mA) Maxima 1,5 V 1,5V 15 V
Tiempo de opera:_ | Tipico 1,3ms 0,65 ms 0,23 ms 0,21 ms
T G imieneo %)) Maximo 5,0 ms 2 ms 05 ms 05 ms
e con-
+ 2 | Tiempo de desco- D
mutacioén| M Tipico 0,1ms 0,08 ms 0,04 ms
pexitn Mtmpo (O8) Maximo 0,5ms 0,2 ms 0,2 ms
e Potencia disipada* 350 mW 350 mW 350 mwW
e Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC 1.500 VAC
o Temperatura | Operacion* -40°C a +85°C -40°F a +185°F -40°C a +85°C -40°F a +185°F -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Al i -40°C a +100°C -40°F 2 +212°F | -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
. q Tipica 0,8 pF — —
o Capacitancia EIS | yZima 1.5 pF 1,5 pF 1,5 pF
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
Huella recomendada para Huella recomendada para Huella recomendada para
el montaje (Vista superior) el montaje (Vista superior) el montaje (Vista superior)
4 I g ! g !
 Diagrama de terminales 12 23 12 236 12 23
(rejilla de ,100, pulg) ’w:] “‘rl "rl
2{54 2,54 2,54
mm pulg - 0
o Homologaciones UL, C-UL, VDE UL, C-UL, BSI UL, C-UL, BSI
e Método de montaje g g m

*Valores son maximos absolutos (25C 77F). [

]: Representando el caso de 1 contacto cerrado (1NC).
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Relés PhotoMOS

Uso General, SOP
1 contacto NA
AC/DC
6-Pines
e Modelo y dimensiones
4,410,2
6,3:02 A~
~
mm
o Ultraminiatura
e SOP de 6 pines
o Caracteristicas
Referencia AQV212S AQV215S AQV217S AQV210S AQV214S AQV216S
Tensién Pico AC 60 V 100 V 200 V 350 V 400V 600 V
de carga* DC 60V 100 V 200V 350 V 400 V 600 V
DA - - ool
Corriente maxima 05A
nominal L R F
03A
o Salida ’M‘ A . 0,04A
Pico corriente maxima 1,0A | 09A | o4sA | 03A 03A 0,12A
Consumo maximo* 450 mwW
Resistencia | Tipica 0,830 230 1Q 23Q 30Q 70Q
ON Maxima 25 Q 4,00 15Q 350 50 Q 120 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 150 pF 110 pF 70 pF 45 pF 45 pF 45 pF
Corriente de fuga Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA
Tensioén inversa LED* 5V
Pico de corriente LED 1A
Potencia disipada* 75 mW
+ Entrada) foriente de operacion | Tipica 0,7 mA
operacion (OFF) LED] | Maxima 3,0 mA
Corriente de desactiva- | Minima 0,4 mA
e eion tonr ko | Tipica 0,65 mA
Tensién umbral | Tinica 114V
ﬂfl:sE &A) Maxima 15 V
Tiempo de opera-_ | Tipico 0,65 ms 0,60 ms 0,25 ms 0,25 ms 0,25 ms 0,25 ms
D giempos e ool o) | Maximo 2 ms 2 ms 1 ms 05 ms 05 ms 05 ms
e con-
mutacién E&w;;ﬁ:fom Tipico 0,08 ms 0,06 ms 0,05 ms 0,05 ms 0,05 ms 0.05 ms
de i Maximo 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms
e Potencia disipada* 500 mW
o Aislamiento E/S* 1.500 VAC
o Temperatura | Operacion® -40°C a +85°C
limite Almacenamiento* -40°C a +100°C
. . Tipica 0,8 pF
e Capacitancia E/S Maxima 1.5 pF
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ
Huella recomendada para el montaje
(Vista superior)
b
e Diagrama de terminales 1,2
(rejila de ) i {
mom m
L1 T 1
08, || *
2,54 254
mm
e Homologaciones UL, C-UL
e Método de montaje g

32 Nota Significado de los simbolos Lr Terminales a PCB: [} Montaje superficial



o Modelo y dimensiones

Uso General, Alta Capacidad

Uso General

1 contacto NA

1 contacto NA

AC/DC AC/DC
4-Pines 6-Pines
882005 < S4008 8820,05 6,420,058
4,18/% 64 a8 _os O /Ia[stg.zﬂ '

.
o

ia{exg,z‘

Aislamiento E/S estandar

‘ Aislamiento E/S

mm pulo reforzado
o Corriente de carga incrementada | e Uso general
 Aislamiento reforzado de 5.000V
o Caracteristicas e Compacto, encapsulado DIP de
4 pines
Referencia AQY212GH AQV212 | AQV215 | AQV217 | AQV210 | AQV214 | AQV216 AQV214H
Tensién Pico AC 60 V 60V | 100V | 200V | 350V | 400V | 600V 400 V
de carga* DC 60V 60V 100 V 200V 350 V 400V 600 V 400 V
N A
Corriente maxima 055 A
nominal [ e e e b e e
0,32
0.18A
o Salida 0,13A 0,12A 0.05A 0,12A
Pico corriente 30A 12A | 096A [ 054A [ 04A | 03A [015A [  03A
Consumo maximo* 500 mW 500 mW
Resistencia | Tipica 0,34 Q 0,83 Q 230 1Q 23Q 30Q 70 Q 30Q
ON Maxima 0,7 Q 25 Q 4 Q 15Q 350Q 50 Q 120 Q 50 Q
C: ia de salida (Tipica) 220 pF 80 pF 110 pF 70 pF 45 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA
Tension inversa LED* 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW
o Entrada) Corriente de operacién | Tjpjca 1,1 mA 1mA 1,3 mA
Sporcam ik tEp) | Maxima 3.0 mA 3mA 3 mA
Corriente de desactiva- | Mijnima 0,3mA 04 mA 0,4 mA
e o ionte &1 | Tipica 1.0 mA 0,79 mA 1.2 mA
Jlensiontet e I T ca 1,14V 1,14V
(r=5ma) Méxima 15 V 15 V
. I:;’,{"’U‘T:":“g’fain Tipico 1,3ms 0,65ms | 0,60ms | 0,25ms | 0,25ms | 0,21 ms | 0,28 ms 0,6 ms
L4 ;lempos d,,,p,,aciz,,] Maximo 5,0ms ms|2 ms ms |05 ms|05 ms|05 ms 0,8 ms
e con-
mutacién :‘E’I"&"r‘a‘e;“c‘(’ém Tipico 0.1 ms 0.08 ms | 0.06 ms | 0.05ms | 0,05 ms | 0,05 ms | 0,04 ms 0,05 ms
d . Maximo 0.5ms 02 ms|{02 ms|[02 ms|[0,2 ms|02 ms|02 ms 0,2 ms
e Potencia disipada* 550 mW 550 mW
o Aislamiento E/S* 5.000 VAC 1.500 VAC 5.000 VAC

o Temperatura

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

Operacion*

limite Al -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
N . Tipica 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S | =i 1.5 pF 1,5 pF
© Resistencia de Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
Terminales a PCB Montaje Terminales a PCB Montaje superficial SMD recomendado
(Vista inferior) superficial SMD (Vista superior) (Vista superior)
recomendado 5,08,
: ; 6-08dia.  [*2007] mrmm
(Vista superior) 3 ot [ Tt
e Diagrama de terminales 408 dia J— 83
(rejilla de ,100, pulg) — [ 234 T_E}E} | | T 397
F 83 ‘ 84 It I {9
4 [T 2,54 7,62 4 H mrmm
o0, [ Y | N 77 L [MERp AR uR]
INan J i l 1,971 £ s - - k- - oA 15|
O o ' 254 59 [2.54[2.54
mm pulg 85 =100 | Tolerancia: +0,1 +,004 100 100100
o Homologaciones UL, C-UL, VDE UL, C-UL ‘ UL, C-UL, BSI

e Método de montaje

L

*Valores son maximos absolutos (25C 77F). [

]: Representando el caso de 1 contacto cerrado (1NC).
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Relés PhotoMOS

Uso General, SOP Uso General
2 contactos NA 2 contactos NA
AC/DC AC/DC
8-Pines 8-Pines
e Modelo y dimensiones
978~ —~ 5 978~ <
~ ‘sz,exo“z NG \ja,sxq‘z‘
S
mm pulg
e Encapsulado SO de 2 canales e 2 contactos NA
o Caracteristicas
Referencia AQW210S AQW214S AQW212 | AQW215 | AQW217 | AQW210 | AQW214 | AQW216
Tensién Pico AC 350 V 400 V 60 V 100 V 200 V 350 V 400 V 600 V
de carga* DC 350V 400V 60V 100V 200V 350V 400V 600 V
DAL - - -
Corriente maxima 06A
nominal OB AL -« -cm e B
03A
o Salida LO1A YT A AL uiA L g
Pico corriente maxima 03A [ oA 10A | 09A [ o048A | 036A 03A 0,12A
Consumo maximo* 600 mW 800 mW
Resistencia | Tipica 16 Q 30Q 0,83 Q 230 1Q 23Q 30Q 70Q
ON Maxima 350 50 Q 25 Q 4,0Q 15Q 35Q 50 Q 120 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 45 pF 80 pF 110 pF 70 pF 45 pF 45 pF 45 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA
Tension inversa LED* 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tipjca 0,9 mA 0,9 mA 1,0 mA 0,9 mA
Smicomenieten) | Méxima 30 mA 30 mA 30mA | 3.0mA
Corriente de desactiva- | Minima 0,4 mA 0,4 mA 04 mA 0,4 mA
cion LED [cm’('g’,‘,';‘,_“;m Tipica 0,8 mA 0,8 mA 0,79 mA 0,8 mA
Tensién umbral Tipica 1,14V 14V
e Méxima 15 V 1.5V
) I:g;"Fﬁ:‘,::ﬂPa;aFF) Tipico 0,23 ms 0,21 ms 0,65 ms 0,60 ms 0,25 ms 0,25 ms 0,31 ms 0,28 ms
® ZlemPOS de operacion] Maximo 0,5 ms 0,5 ms 2 ms 2 ms 1 ms 0,5 ms 0,5 ms 0,5 ms
e con-
mutacion [ferbfesse, | Tipico 0,04 ms 0,08ms | 006ms | 005ms | 005ms | 005ms | 0,04ms
e ol | Maximo 0,2 ms 02 ms | 02 ms | 02 ms | 02 ms | 02 ms | 02 ms
e Potencia disipada* 650 mwW 850 mW
e Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC
o Temperatura Operacion* -40°C a +85°C -40°F a +185°F -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Almacenamiento*| -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
. Tipica 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S | uvit 1,5 pF 1,5 pF
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
Huella recomendada para el montaje |  Terminales a PCB (Vista inferior) Huella recomendada para el montaje
(Vista superior) SMD (Vista superior)
- o, |«7.62_,]
B8 G o CE il
1 D 100
. . 6
e Diagrama de terminales 236 T r -
(rejilla de . 100, pulg) 12 \ 64 [T L f
hohomomt 7 g
11 1 T [
08 [+
) 254 254
mm pulg 2{5‘4‘ 254 2{5‘4‘ Tolerancia: +0,1 +,004 00,100
e Homologaciones UL, C-UL, BSI UL, C-UL
e Método de montaje g LF g
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e Modelo y dimensiones

Uso General, SOP

1 contacto NC

AC/DC

4-Pines

4-Pines

6-Pines

4,310.2 4,410,2

./SIZ“!?Z

mm pulg
e Superminiatura e Ultraminiatura
e SOP de 4 pines e SOP de 6 pines
o Caracteristicas
Referencia AQY412S AQY410S AQY414S AQV414S
Tensién Pico AC 60 V 350 V 400 V 400V
de carga* DC 60V 350 V 400 V 400 V
L e P B
Corriente maxima 05A
nominal O5Af--------- - e R I R
o Salida a A A
Pico corriente 15A 0,3A 0,24 A 0,3A
Consumo maximo* 300 mW 300 mW 450 mW
Resistencia | Tipica 1 Q 18Q 26 Q 26 Q
ON Maxima 25Q 25Q 35Q 50 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 500 pF 110 pF 100 pF 100 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA 50 mA
Tensién inversa LED* 5V 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tipjca 0,9 mA 0,9 mA 0,6 mA
cperscanoreyep) | Maxima 3,0 mA 30 mA 3.0 mA
Corrente de desactiva- | \ljnima 04 mA 04 mA 04 mA
cién LED [Cgrr(l(e)l’!‘l)ef;m Tipica 0,85 mA 0,85 mA 0,55 mA
Tensién umbral | Tipica 1,25V 1,14V 1,14V
(I =5mA) Méxima 15 V 1,5 V 15 V
Tiempo de opera: | Tipjco 0,9 ms 0,52 ms 0,47 ms 0,47 ms
T e (OF) | Maximo 3,0 ms 1.0 ms 1,0 ms 1.0 ms
e con-
s 2 (Tiempo de desco- iDil
mutacion | o Tipico 0,21 ms 0,23 ms 0,28 ms 0,28 ms
e denananin | Maxi 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms
e Potencia disipada* 350 mwW 350 mwW 500 mW
o Ai E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC 1.500 VAC

e Temperatura

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

Operacion*
" 5

limite -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
. . Tipica 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF
o CapacitanciaE/S | 2o 1.5 pF 1.5 pF 1.5 pF
of de i Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ

Huella recomendada para el montaje
(Vista superior)

Huella recomendada para el montaje
(Vista superior)

Huella recomendada para el montaje
(Vista superior)

e Diagrama de terminales 10 236 12 g
(rejilla de . 100, pulg) d { 04 J 04
tys ] by i
1 i B
)31
254 254 254 254
mm pulg 00 100
o Homologaciones UL, C-UL, VDE UL, C-UL, BSI UL, C-UL

e Método de montaje

]

*Valores son maximos absolutos (25C 77F). [

]: Representando el caso de 1 contacto cerrado (1NC).
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Relés PhotoMOS

Uso General, SOP

1 contacto NC

2 contactos NC

AC/DC

AC/DC

e Modelo y dimensiones

6-Pines

8-Pines

881005 5 642005
Y Tz‘gw‘z
v
!

884005 >N _ 642005

<&
%e 20,
//faem

64

9,78 X
@,S:QQ
978 <04
< *}; 36:02

mm
e 1 contacto NC ® 2 contactos NC
o Caracteristicas
Referencia AQv414 AQw414
Tensién Pico AC 400 V 400V
de carga® DC 400V 400V
DAL - - -
Corriente maxima
nominal [ e R
o Salida 0,12A ’%
Pico corriente maxima 0,3A 0,3A
Consumo maximo* 500 mW 800 W
Resistencia | Tipica 26 Q 26 Q
ON Maxima 50 Q 50 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 100 pF 100 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA
Tensioén inversa LED* 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tipjica 1mA 0,7 mA
ot en) | Maxima 3mA 3.0 mA
Corriente de desactiva- | Minima 04 mA 04 mA
e thason (ony Loy | Tipica 0,95 mA 0,64 mA
jrensionlumbr=(a inica 1,14V 1,14V
(IF =5 mA) Maxima 15 V 15 V
Tiempo de opera-_ | Tipico 0,47 ms 0,46 ms
OTELD s operacny )| Maximo ms 1,0 ms
e con- —
mutacién H:xmr#e::::?om Tipico 0,28 ms 0,40 ms
d i Maximo ms 1,0 ms
e Potencia disipada* 550 mW 850 mW
e Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC

o Temperatura | Operacion®

-40°C a +85°C

-40°C a +85°C

limite Almacenamiento* 40°C a +100°C 20°C 2 +100°C
 Capacitancia E/S Hgi?ﬁ.a (1)2 SIE (112 g'l;
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ

Huella recomendada para
montaje SMD

Terminales a PCB
(Vista inferior)

Terminales a PCB
(Vista inferior)

Huella recomendada para
montaje SMD

Vista superior Vista superior
60,8 di. 5,08 ( s ) 8-08 dia. |«—7:62 ( P )
it 2007 - .|254
03tda, | —P38 T EHHH I T
e Diagrama de terminales T T 83 T —T 83
(rejilla de ) 64 7,62 { 19 64 b 547,62 l 19
Thrmom mmmm
L - | } O 1 I l "?H [NEpEEguN}
2,54 1,501 — Solte
. 54 2,5 ) 2,54 2,54 2,54
mm Tolerancia: +0,1 Tolerancia: +0,1
e Homologaciones UL, C-UL UL, C-UL

e Método de montaje

L

36

Nota Significado de los simbolos Lr Terminales a PCB: [} Montaje superficial



Uso General, SOP

Uso General

1 contacto NA + 1 contacto NC

1 contacto NA + 1 contacto NC

AC/DC

AC/DC

8-Pines

8-Pines

e Modelo y dimensiones

mm pulo
e 2 canales (1 NA/1NC) e 1NA/1NC
o Caracteristicas
Referencia AQW612S AQW610S AQWe14
Tension Pico AC 60 V 350 V 400V
de carga* DC 60V 350 V 400V
DAL - - -l
Corriente maxima
nominal O5Af-- - L T B
o Salida ———— LY.
Pico corriente maxima 1,5A 0,3A 0,3A
Consumo maximo* 600 mW 600 mW 800 W
Resistencia | Tipica 1 Q 18 Q 27Q
ON Maxima 250 25Q 50 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 500 pF 45 pF (N.O.), 100 pF (N.C.) 45 pF (N.O.), 100 pF (N.C.)
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA 50 mA
Tension inversa LED* 5V 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacion | Tipjca 0,9 mA 0,9 mA 0,9 mA
et en | Maxima 3 mA 3 mA 3 mA
Cortiente de desactiva- | Minima 04 mA 0,4 mA 0,4 mA
cién LED [cp"('a','ff,_d;,,] Tipica 0,85 mA 0,8 mA 0,8 mA
jrensiontik Iy 65 1,25V 1,14V 1,14V
(IF =5 mA) Maxima 15 V 15 V 15 V
Tiempo de opera- | Tjpjco | 0,65 ms (N.O.) 0,9 ms (N.C.) |0,28 ms (N.0.) 0,52 ms (N.C. 0,28 ms (N.O.) 0,43 ms (N.C.
. ;iempos :,'::,,E;;';}g:]‘”" szimo ¢ 3 r)ns (NC) ¢ 1)ms (NG ( 1)ms Ne)
e con-
mutacion |Tempodedesco | Tipico | 0,08 ms (N.0.) 0,2 ms (N.C.) [0,04 ms (N.O.) 0,23 ms (N.C.) 0,04 ms (N.O.) 0,3ms (N.C.)
eden Temeo 2% | Maximo 1ms 1ms 1ms
e Potencia disipada* 650 mW 650 mW 850 mW
e Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC 1.500 VAC

o Temperatura | Operacion* -40°C a +85°C -40°F a +185°F | -40°C & +85°C -40°F a +185°F -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Al i 40°C a +100°C -40°F 2 +212°F | -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
5 . Tipica 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S Maxima 1.5 pF 1.5 pF 1,5 pF
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ

Huella recomendada para el montaje
(Vista superior)

Terminales a PCB
(Vista inferior)

Montaje superficial
SMD recomendado
(Vista superior)

8-0,8 dia. |«—7:62_.|
3-,031 dia 300 | 2“54‘
e Diagrama de terminales o T
rejilla de , 100, pulg o4
(rej pulg) b h i []i [ ’GTA 254752
0 [ 4 I
031
254 254 254 .
mm pulg 100 ,100 ,100 Tolerancia: +0,1 +,004
o Homologaciones UL, C-UL, VDE ‘ UL, C-UL, BSI UL, C-UL

e Método de montaje

Tl

*Valores son maximos absolutos (25C 77F). [

]: Representando el caso de 1 contacto cerrado (1NC).

37



Relés PhotoMOS

Uso General, SOP, Proteccion frente
a cortocircuitos (Tipo Rearmable|

Uso General, Proteccion frente a
cortocircuitos (Tipo Autorrearmable)

Uso General, SOP, Limitador de Corriente

1 contacto NA

1 contacto NA

1 contacto NA

o Modelo y dimensiones

AC/DC DC AC/DC

4-pines 6-Pines 4-Pines
88 o~ !

a4 -~ 43 44

Z \;//3‘9‘
64
' e /\} 36
2

mm pule
e Proteccion frente a cortocircuitos | e Protege relés y circuitos ante e Funcioén limitador de corriente
e Encapsulado SOP de 4 pines sobretensiones y sobrecorrientes |  Encapsulado SOP de 4 pines
o Caracteristicas o Alta capacidad
Referencia AQY210KS AQV112KL AQY210LS
Tension Pico AC 350 V — 350 V
de carga* DC 350 V 60V 350 V
L e P B
Corriente maxima
nominal OBA| 08A
o Salida 0,12A 0,12A
Pico corriente 0,2 A (Corriente de corte [tip.]) — 0,18 A (Corriente Limite de Salida [tip.])
Consumo maximo* 300 mW 550 mW 350 mwW
Resistencia | Tipica 235Q 0,55 Q 200
ON Maxima 35 Q 20 Q 25Q
Capacitancia de salida (Tipica) 42 pF 300 pF 45 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA 50 mA
Tension inversa LED* 5V 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tipica 1,1 mA 0,8 mA 1,2 mA
s epy | Méxima 3.0 mA 10 mA 3.0 mA
Corriente de desactiva- | Njnima 0,3 mA 0,3 mA 0,4 mA
e siarione & | Tipica 1,0 mA 0,7 mA 1.1 mA
Tensiénumbral | Tipjca 1,13V 1,17 V (IF = 10 mA) 1,14V
{r=5ma) Maxima 15 V 15 V 15 V
Tiempo de opera-_ | Tipico 0,7 ms 2,0 ms 0,5ms
* Tiempos on Miemeo (°FF) | Maximo 2.0 ms 5.0 ms 2,0 ms
e con-
mutacion |lempodedesco | Tipico 0,07 ms 0,1 ms 0,08 ms
eon ek IO | Maximo 1,0 ms 1,0ms 1,0 ms
e Potencia disipada* 350 mwW 550 mW 350 mW
o Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC 1.500 VAC

o Temperatura

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°%F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

Operacion*

limite Al -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F & +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
" g Tipica 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S Maxima 1,5 pF 1,5 pF 1,5 pF
© Resi: ia de i Min. 1,000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
Huella recomendada para el montaje | Terminales a PCB Montaje Huella recomendada para el montaje
(Vista superior) (Vista inferior) superficial SMD (Vista superior)
recomendado

(Vista superior)

e Diagrama de terminales 12 86 c08da [0~ v 12
(rejilla de ,100, pulg) o \ 2% N 2 J
ull T I % M
Host] o 142 JW ot
i 1 rl D i
254 % e e 254
mm pulg 100 30
o Homologaciones UL, C-UL, BSI UL, C-UL, VDE UL, C-UL, BSI

e Método de montaje

]

L

]
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Uso General, Limitador de Corriente

1 contacto NA

2 contactos NA

e Modelo y dimensiones

AcC/DC AcC/DC
4-Pines 8-Pines
478 9,86 64
g)\/\ Z-\QZ LSNP m“
s 41 Tl Yo
126 188 f 2 20

114

Aislamiento E/S reforzado

mm pulg
o Funcion limitador de corriente e Funcion limitador de corriente
o Aislamiento reforzado de 5.000 V o Aislamiento reforzado de 5.000 V
e Caracteristicas e Compacto, encapsulado DIP de 4 pines e Compacto, encapsulado DIP de 8 pines
Referencia AQY210HL AQW210HL
Tensién Pico AC 350 V 350 V
de carga* DC 350 V 350V
QA - - ool
Corriente maxima
nominal L e R
o Salida EAPL) 01A
Pico corriente 0,18 A (Corriente Limite de Salida [tip.]) 0,18 A (Corriente Limite de Salida [tip.])
Consumo maximo* 500 mwW 800 mwW
Resistencia | Tipica 200 200
ON Maxima 25Q 25Q
Capacitancia de salida (Tipica) 45 pF 45 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA
Tension inversa LED* 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW
o Entrada| Sorriente de operacién | Tipjca 1,2 mA 1,2 mA
operscion (OF ep) | Maxima 3,0mA 30 mA
Corriente de desactiva- | Minima 0,4 mA 0,4 mA
cién LED [§orr(|8l’|‘t)e LdEeD] Tipica 1,1 mA 1.1 mA
Jlensiontit =l T oo 1,14V 1,14V
(I =5 mA) Maxima 15 V 1,5 V
Tiempo de opera-_ | Tipico 0,5ms 0,5 ms
STempos o empe 9FF) | Maximo 2.0 ms 2.0ms
i [Tiempo de desco- [ Tipii
e Potencia disipada* 550 mW 850 mW
o Aislamiento E/S* 5.000 VAC 5.000 VAC

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

o Temperatura | Operacion*

(st Al ~40°C a +100°C 40°F a +212°F 40°C @ +100°C 40°F a +212°F
 Capacitancia E/S .I\rﬂig)i(li:;a ?g SIE (1)2 SIE
© Resistencia de Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ

Terminales a PCB
(Vista inferior)

Montaje superficial
SMD recomendado
(Vista superior)

Terminales a PCB
(Vista inferior)

Montaje superficial
SMD recomendado
(Vista superior)

4-0,8 dia 8-08dia. 7,62

 Diagrama de terminales = %8 rEE-B e e ki
(rejilla de ,100, pulg) I 0g el | T
S| V1388 W83 I 64 [T 547,62
LT SEED 1 1l

‘1‘5‘ 2‘54‘
mm pulg Tolerancia: +0,1 +,004
o Homologaciones UL, C-UL, BSI UL, C-UL, BSI

o Método de montaje

L

*Valores son maximos absolutos (25C 77F). [

]: Representando el caso de 1 contacto cerrado (1NC).



Relés PhotoMOS

Uso General, Econémico
1 contacto NA
AC/DC
4-Pines 4-Pines 4-Pines
e Modelo y dimensiones bl 84,
X > o
3280000 AR~ _~88 478 64
- < < f ]
@ b
- - g
mm pul Aislamiento E/S reforzado
e Uso general econémico
e Encapsulado DIP de 4 pines
o Caracteristicas
Referencia AQY211EH AQY212EH AQY210EH AQY214EH AQY216EH
Tensién Pico AC 30V 60 V 350 V 400 V 600 V
de carga* DC 30V 60 V 350 V 400V 600V
D S I
Corriente maxima 0,55A
nominal [ e e e R e
o Salida 0184 (APL.) 005A
—t
Pico corriente maxima 3A ‘ 1,5A 04A ‘ 0,3A 0,15A
Consumo maximo* 500 mW 500 W 500 mW
Resistencia | Tipica 0,25Q 0,85Q 18 Q 26 Q 52 Q
ON Maxima 05 Q 25 Q 25Q 35Q 120 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 240 pF 80 pF 45 pF 35 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA 50 mA
Tensioén inversa LED* 5V 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacifn Tipjca 1,2 mA 1,2 mA 12 mA
opricariete el Maxima 3 mA 3.0 mA 3 mA
Corriente de desactivd-  Minima 0,4 mA 0,4 mA 0,4 mA
e eason ionrioy Tipica 1,1 mA 1,1 mA 1.1 mA
jlene o Winica 1,14V 1,14V 1,14V
{e=5ma) Maxima 15 V 15 V 15 V
Tiempo de opera-_  Tipjico 1,5ms 1ms 0,5ms 0,5ms
D Ziempos e ool ) Maximo 5 ms 4ms 2.0 ms 2" ms
e con-
=2 (Tiempo de desco- ipi
mutacion |empe e Tipico 0,1ms 0,05 ms 0,08 ms 0,04 ms
;‘:"°“"'e"‘ﬂ°‘ N Maximo 1 ms 1 ms 1,0 ms 1 ms
e Potencia disipada* 550 mW 550 mW 550 mW
o Aislamiento E/S* 5.000 VAC 5.000 VAC 5.000 VAC
o Temperatura Operacion* -40°C a +85°C -40°F a +185°F -40°C a +85°C -40°F a +185°F -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Almacenamiento*| -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
. . Tipica 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S | yz,im, 1.5 pF 15 pF 1.5 pF
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
Terminales a PCB Montaje superficial SMD
(Vista inferior) recomendado
(Vista superior)
40,8 ﬂlﬁ e i2ss }%
o Diagrama de terminales o |
(rejilla de , 100, pulg) f % ‘
6747 2“54 762 l _ |
VOO R
1.5LL 2‘54‘
mm p:
e Homologaciones UL, C-UL UL, C-UL, BSI ‘ UL, BSI, C-UL ‘ UL, C-UL, BSI
e Método de montaje LF g

40 Nota Significado de los simbolos Lr Terminales a PCB: [} Montaje superficial



Uso General, Econémico

1 contacto NA

AC/DC

6-Pines

e Modelo y dimensiones 880,05 X /‘ggo‘os

8,8:0,05 >~ _—~5,420.05
X 4 2
~ 136102,
P2

Aislamiento E/S reforzado

mm pulc
e Uso general y econémico
o Caracteristicas
Referencia AQV210E AQV214E AQV210EH AQV214EH
Tensién Pico AC 350 V 400 V 350 V 400V
de carga* DC 350 V 400 V 350 V 400V
AL - - -l
Corriente maxima
nominal LU
o Salida JLALTY ALY ALY AL
Pico corriente maxima 0,4A ‘ 0,3A ‘ 04A ‘ 0,3A
Consumo maximo* 500 mW
Resistencia | Tipica 23Q 30Q 23Q 30Q
ON Maxima 350Q 50 Q 35Q 50 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 45 pF
Corriente de fuga Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA
Tension inversa LED* 5V
Pico de corriente LED 1A
Potencia disipada* 75 mW
o Entradal Corriente de operacién | Tjpjca 1,1 mA 1,6 mA
tﬁi.-ﬁ'i?é.i‘?&‘&?tsm Maxima 3,0 mA 3,0 mA
Corriente de desactiva- Minima 0,3 mA 0,4 mA
Semctinen oy £y | Tipica 1.0 mA 1,5 mA
Tension umbral | Tipjca 1,14V
s ma) Maxima 15 V
Tiempo d - | Tipi
< Tiompos LTz Tigeo g8 me | Sime
e aaton Tonpods ds Tipico Y 0,05 ms Y
nexin empo OV | Maximo 1,0 ms
e Potencia disipada* 550 mW
o Aislami E/S* 1.500 VAC ‘ 5.000 VAC
o Temperatura Operacion* -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Al i -40°C a +100°C -40°F a +212°F
. . Tipica 0,8 pF
e Capacitancia E/S Maxima 1'5 pF
® Resistencia de aislami Min. 1.000 MQ
Terminales a PCB Montaje superficial SMD
(Vista inferior) recomendado
(Vista superior)
b g itk
3 |25
© Diagrama de terminales . T EL
(rejilla de ,100, pulg) SL [ \ L S
Hiimmiini 2
254
mm pulg | Tolerancia: +0,1 + 004
¢ Homologaciones UL, C-UL ‘ UL, C-UL, BSI
® Método de montaje Lr m
*Valores son maximos absolutos (25C 77F). [ ]: Representando el caso de 1 contacto cerrado (1NC). 41

**Tension de caraa: AC (Valor eficaz, Vrms)



Relés PhotoMOS

Uso General, Econémico
2 contactos NA
AC/DC
M I " . 9.86_~__~5%,
e Modelo y dimensiones < ja{z og6 5
% < ﬂ 29
4 b = ) -
mm pulg Aislamiento E/S reforzado
e Uso general y econémico
e Encapsulado DIP de 8 pines
o Caracteristicas
Referencia AQW212EH AQW210EH AQW214EH AQW216EH
Tensién Pico AC 60 V 350 V 400 V 600 V
de carga* DC 60 V 350 V 400V 600 V
L e P B
1 channel
Corriente ma 0,6A 2 channel
nominal 05Al- [ O8A
1 channel 2 channel
o Salida [o12A pOtA 0.05A 00A
Pico corriente maxima 15A 0,36 A ‘ 0,3A 0,12A
Consumo maximo* 800 mW 800 mW 800 mW
Resistencia | Tipica 0,83 Q 18 Q 26 Q 52 Q
ON Maxima 250 25Q 35Q 120 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 80 pF 45 pF 35 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA 50 mA
Tensioén inversa LED* 5V 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW 75 mW
o Entrada Coriente de operacion | Tipjca 1,2 mA 1,2 mA 1,2 mA
e 7D | Maxima 3 mA 3.0 mA 3 mA
Corriente de desactiva- | Minjma 0,4 mA 0,4 mA 0,4 mA
e esion o 1  Tipica 1,1 mA 1,1 mA 1.1 mA
el [Tipica 1,14V 1,14V 1,14V
(ie=5ma) Méxima 15 V 15 V 15 V
Tiempo de opera-_ | Tjpjco 1,0 ms 0,5ms 0,5ms
o Tiempos | [empo (0FF) Maximo 4,0ms 2,0 ms 2 ms
Ch T Tiempo de desco [ Tin; 0.08 0.08 0.04
mutacion |yeyign i on | Tipico ,08 ms ,08 ms ,04 ms
S:"b" (Tionpo O8) Maximo 1,0 ms 1,0 ms 1 ms
e Potencia disipada* 850 mW 850 mW 850 mW
o Aislami E/S* 5.000 VAC 5.000 VAC 5.000 VAC
o Temperatura | Operacién* -40°C a +85°C -40°F a +185°F -40°C a +85°C -40°F a +185°F -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Al jento*| -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
: " Tipica — 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S Maxima 1.5 pF 1,5 pF 1,5 pF
® Resi: 1cia de aislami Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
Terminales a PCB Montaje superficial SMD
(Vista inferior) recomendado
(Vista superior)
8-08dia. |«—7:62_|
C —|254 T asTaafustast
e Diagrama de terminales — T 83
(rejilla de , 100, pulg) i [ 1, cirb [ 8
% ! R
g Tl itk
2847254 25
mm pulg | Tolerancia: +0,1 +,004
o Homologaciones UL, C-UL, BSI ‘ UL, C-UL, BSI ‘ UL, C-UL, BSI
o Método de montaje LF g

42 Nota Significado de los simbolos Lr Terminales a PCB: [} Montaje superficial



e Modelo y dimensiones

Uso General, Econémico

1 contacto NC

AC/DC

4-Pines

§3“2

Aislamiento E/S reforzado

mm pule
e Uso general y econémico
e Encapsulado DIP de 4 pines
o Caracteristicas
Referencia AQY412EH AQY410EH AQY414EH
Tensién Pico AC 60 V 350 V 400V
de carga*® DC 60 V 350 V 400V
L P B
Corriente maxima 0,55A
nominal (- e e R e
o Salida 0,13A 0,12A
Pico corriente 1,5A 04A 0,3A
Consumo maximo* 500 mW
Resistencia | Tipica 1 Q 18Q 26Q
ON Maxima 250 25Q 350
Cay ia de salida (Tipica) 500 pF 110 pF 100 pF
Corriente de fuga Max. 10 A
Corriente LED max.* 50 mA
Tensioén inversa LED* 5V
Pico de corriente LED 1A
Potencia disipada* 75 mW
o Entrada| Goriente de operacin | Tipjca 1,4 mA 1,4 mA 1,4 mA
Sporsciom oF tEp] |Maxima 3 mA 3 mA 3.0 mA
Corriente de desactiva- | Minima 0,4 mA 0,4 mA 0,4 mA
gonLED[comniece | iolich 1.3mA 1,3 mA 1.3 mA
Jlensiontint =l i ca 1,25V 1,14V
(IF = 5 mA) Maxima 15 V 15 V
Tiempo de opera- | Tipjco 3ms 1,0 ms 0,8 ms
ST e {0FF) Mimo 10 ms 3.0 ms 3,0 ms
e con-
mutacién |Tempodedesco | Tipjco 0,2 ms 0,3ms 0,2 ms
reéaTimpe (oH) Maximo 1,0 ms 1,0 ms 1,0 ms
e Potencia disipada* 550 mW
o Aislamiento E/S* 5.000 VAC
o Temperatura | Operacion* -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Al i -40°C a +100°C -40°F a +212°F
5 . Tipica 0,8 pF
e Capacitancia E/S Maxima 1.5 pF
® Resistencia de Min. 1.000 MQ
Terminales a PCB Montaje superficial SMD
(Vista inferior) recomendado
(Vista superior)
4-0,8 dia
-031dia . 1254
o Diagrama de terminales o !
(rejilla de ,100, pulg) f
64 254 7,62
LT
mm pulg
e Homologaciones UL, C-UL, VDE ‘ UL, BSI, C-UL

e Método de montaje

L

*Valores son maximos absolutos (25C 77F). [

]: Representando el caso de 1 contacto cerrado (1NC).
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Relés PhotoMOS

Uso General, Econémico

1 contacto NC

AC/DC

6-Pines

e Modelo y dimensiones

Aislamiento E/S

Aislamiento E/S reforzado

mm pulg estandar
e Uso general y econémico
o Caracteristicas
Referencia AQV414E AQV412EH AQV410EH AQV414EH
Tensién Pico AC 400V 60 V 350 V 400 V
de carga* DC 400 V 60V 350 V 400V
AL - - -l
Corriente maxima 055 A
nominal [ e e R
o Salida 0,12A 0,13A 0,12A
Pico corriente maxima 03A | 1,5A | 04A 0,3A
Consumo maximo* 500 mW
Resistencia | Tipica 26 Q 1 Q 18 Q 2520
ON Maxima 50 Q 25Q 350 5 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 100 pF 500 pF 110 pF 100 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 10 A
Corriente LED max.* 50 mA
Tensioén inversa LED* 5V
Pico de corriente LED 1A
Potencia disipada* 75 mW
o Entradal Corriente de operacién | Tipjica 1,45 mA 1,9 mA 1,9 mA 1,75 mA
Sporsciom FA tED] |Maxima 3.0 mA 3.0mA 3.0 mA 30 mA
Corriente de desactiva- | Ninjma 0,3 mA 0,4 mA 0,4 mA 0,4 mA
cion LED [Com(a)r;‘tnLdEeD Tipica 1,40 mA 1,8 mA 1,8 mA 1,70 mA
(ON) LED]
Tension umbral | Tipjca 1,25V 1,25V 1,25V
(I =5 mA) Maxima 15 V 15 V 15 V
Tiempo de opera=_ | Tipico 0,7 ms 3 ms 1,5ms 1,3 ms
TR0 Cenimieneo o) | Maximo 2,0 ms 10 ms 3.0 ms 3.0 ms
e con-
=< (Tiempo de desco- ipi
mutacion |Me"° Tipico 0,1 ms 0,3ms 0,3ms 0,3ms
pex o [Tempo (O8) Maximo 1.0 ms 1,5 ms 1,5 ms 1,5 ms
e Potencia disipada* 550 mW
e Aislamiento E/S* 1.500 VAC 5.000 VAC
o Temperatura Operacién* -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Almacenamiento* -40°C a +100°C -40°F a +212°F
. . Tipica 0,8 pF
e Capacitancia E/S Maxima 1.5 pF
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ
Terminales a PCB Montaje superficial SMD
(Vista inferior) recomendado
(Vista superior)
ne [ 3
- |25
e Diagrama de terminales . ; ]
(rejilla de . 100, pulg) GTA [ ] 71;2 5
l : : mm
SO AER
ki [Zs4]ass]
mm pulg | Tolerancia: +0,1 +,004
e Homologaciones UL, C-UL ‘ UL, C-UL, VDE ‘ UL, C-UL, BSI

e Método de montaje

44

Nota Significado de los simbolos Lr Terminales a PCB: [} Montaje superficial



o Modelo y dimensiones

Uso General, Econémico

2 contactos NC

1 contacto NA + 1 contacto NC

AC/DC AC/DC
8-Pines 8-Pines
986~ -5 g;ga/\/ﬁ:: 988~ 54
< 32 < /Iz‘g\ \'/ a“‘
1 ~ 6.4

Aislamiento E/S reforzado

Aislamiento E/S reforzado

mm pulg
e Uso general y econémico e Uso general y econémico
e Encapsulado DIP de 8 pines e Encapsulado DIP de 8 pines
o Caracteristicas
Referencia AQW414EH AQW612EH AQW610EH AQW614EH
Tensién Pico AC 400V 60 V 350 V 400 V
de carga* DC 400V 60V 350V 400V
L B R
Corriente maxima
nominal [ 05A
o Salida A s A
Pico corriente maxima 0,3A 15A 0,36 A 0,3A
Consumo maximo* 800 mW 800 mW
Resistencia | Tipica 26 Q 1 Q 18 Q 26 Q
ON Maxima 35Q 25Q 25Q 350
C: ia de salida (Tipica) 100 pF 500 pF 45 pF(N.0.), 100 pF(N.C.)
Corriente de fuga Max. 10 A Max. 1 A(N.O.) 10 A(N.C.)
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA
Tension inversa LED* 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tjpjca 1,3mA 1,4 mA
e e py | Maxima 3.0 mA 3.0 mA
Corriente de desactiva- | Minima 0,4 mA 0,4 mA
e o onte &1 | Tipica 1,2 mA 1.3 mA
JensionELe N T pica 1,14V 1,14V
(e=5maA) Maxima 15 V 15 V
. I:g’:{’ﬁe“,: Pt | Tipico 0,8 ms 1,0ms(N.0.)3,0ms(N.C.) | 0,5ms(N.0.) 1,0 ms(N.C.) | 0,5ms(N.0.) 0,8 ms(N.C.)
° Ilempos d,‘,pe,acig,.] Maximo 3,0ms 4,0ms(N.O.) 10 ms(N.C.) 3,0ms 3,0ms
e con-
mutacién [empodedesce | Tipico 0,2 ms 0,05 ms(N.0.) 0,2 ms(N.C.)| 0,08 ms(N.0.) 0,3 ms(N.C.) | 0,08 ms(N.0.) 0,2 ms(N.C.)
B o iO% | Maximo 1,0 ms Oms 1,0ms 1,0ms
e Potencia disipada* 850 mW 850 mW
e Aisl E/S* 5.000 VAC 5.000 VAC
o Temperatura Operacion* -40°C a +85°C -40°F a +185°F -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Al i * -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
. . Tipica 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S |20 1,5 pF 1,5 pF
o Resistencia de aisl Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
Terminales a PCB Montaje Terminales a PCB Montaje
(Vista inferior) (Vista superior)| (Vista inferior) (Vista superior)
80,8 dia. T HHEHE 452~ 2 HEHH
o Diagrama de terminales 57 o
ii 19 1 ¥
(rejilla de 100, pulg) A ] 5 {7 opin ] 5
2t 40 Tmm e el L0 BEHD
) N7 | asH f | -y T
2\,?:! 254254 254 2 34 254 2?4 254
mm pulg
e Homologaciones UL, C-UL, BSI UL, C-UL, VDE ‘ UL, C-UL, BSI
o Método de montaje Lr m

*Valores son maximos absolutos (25C 77F). [

]: Representando el caso de 1 contacto

cerrado (1NC).
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Relés PhotoMOS

e Modelo y dimensiones

Alta frecuencia, Baja CXR5

Alta frecuencia, Baja CXR5 (C)

Alta Frecuencia, SSOP, CXR10 (R)

Alta Frecuencia, SSOP, CxR10(C)

1 contacto NA

1 contacto NA

1 contacto NA

1 contacto NA

AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC
4-Pines 4-Pines 4-Pines 4-Pines
265 4,45
VA, A

_/@w

2‘,95

mm pulg
. Engapsulado tipo SON e Encapsulado de reducido tamafio (méas pequefio que SOP)
(mas pequefio que el SSOP) | o Capacitancia de salida y Rox bajas
e Caracteristicas o Capacitancia de salida y
Ron bajas
Referencia AQY221N3M AQY221N3V AQY221R2V AQY221N2V
Tensioén Pico AC 25V 25V 40V 40V
de carga* DC 25V 25V 40V 40V
R P B R R
Corriente maxima
nominal [ e e R R
015A 015A S22
o Salida . s 0,12A
Pico corriente maximo 0,15A 0,4A 0,75A 0,3A
Consumo maximo* 250 mw 250 mw 250 mw 250 mw
Resistencia | Tipica 550 55Q 0,75Q 950
ON Maxima 75Q 75Q 1,25Q 125Q
C ia de salida (Tipica) 1,1 pF 1pF 12,5 pF 1,0 pF
Corriente de fuga Max. 10 nA Max. 10 nA Max. 10 nA Max. 10 nA
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA 50 mA 50 mA
Tensién inversa LED* 5V 5V 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tjpjcg 1mA 1 mA 0,9 mA 1,0 mA
operacimiore) ep) | Maxima 3mA 3mA 3.0 mA 3.0 mA
Corrente de desactiva- | Minima 0,2 mA 0,2 mA 0,1 mA 0,2 mA
e e o e 1 | Tipica 0,9 mA 0.9 mA 0.8 mA 0,9 mA
Jensionumbral | Tipica 1,14V 1,14V 1,14V 1,14V
{r=5ma) Maxima 15 V 15 V 15 V 15 V
Tiempo de opera-_ | Tipjco 0,02 ms 0,02 ms 0,1ms 0,02 ms
o ;I"iempos QL"L‘,EI',:';E:]“’”‘ Maximo 0,2 ms 0,2 ms 0,5ms 0,5 ms
econ-
ion [Tempode desco | Tipj 0,02 ms 0,02 ms 0,08 ms 0,02 ms
mutacion Ipico s ) ) ,
nexion femeo (M| Maximo 0.2 ms 02 ms 02 ms 02 ms
e Potencia disipada* 300 mW 300 mw 300 mW 300 mwW
o Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC 1.500 VAC 1.500 VAC
o Temperatura |Operacion* -40°C a +85C 40°F 2 +185 40°C a+85C 40°F a +185 40°C a+85°C 40°F a +185°F 40°C a+85°C 40°F &
limite Almacenamiento*| -40°Ca+100C 40°F a -40°Ca+100C 40°F a -40°Ca+100°C-40°F -40°Ca+100°C 40°F a +
. i Tipica 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF
e CapacitanciaE/S | 2o 1,5 pF 1,5 pF 1,5 pF 1,5 pF
® Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
065
0,15 :A’ 0,50 090 0,90 090
Y070 = -
I == Y I~ NP I~ ol
o Diagrama de terminales #) It a = ]m ot ]1 a7 | 127
(rejilla de . 100, pulg) T2 § ) -+ 26 oy I 28 =l
0 &) £ 3 E E
435 435 435

mm pulg

o Homologaciones

e Método de montaje

]
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AAlta Frecuencia CxR10 (R)

Alta Frecuencia CxR10 (C)

Alta Frecuencia C xR20

1 contacto NA

1 contacto NA

1 contacto NA

AC/DC AC/DC AC/DC
4-Pines 4-Pines 4-Pines
e Modelo y dimensiones
43102 44202 431025 <4102 43802 s k02
D Y 21:02 AN 21202
O B @
mm pulg
e Corrientes de fuga bajas (10pA) | e Capacitancia de salida y Ron bajas | @ Capacitancia de salida y Ron bajas
o Alta velocidad de conmutacion
o Caracteristicas
Referencia AQY221R2S AQY221N2S AQY221N1S
T Pico AC 40V 40V 40V
de carga* DC 40V 40V 40V
L P B
Corriente maxima
nominal L e e
0.25A
© Salida 0,12A 0,12A
Pico corriente 0,75A 0,3A 0,3A
Consumo maximo* 300 mW 300 mW 300 mW
Resistencia | Tipica 08 Q 95Q 98Q
ON Maxima 1,25Q 12,5Q 125Q
C ia de salida (Tipica) 13 pF 1,0 pF 2,0 pF
Corriente de fuga 10 nA 10 nA 10 nA
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA 50 mA
Tension inversa LED* 5V 5V 3V
Pico de corriente LED 1A 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tipjca 0,5 mA 0,9 mA 0,9 mA
Sporscim OFF tED] | Maxima 3.0 mA 30mA 3.0 mA
Corriente de desactiva- | Minima 0,1 mA 0,2 mA 04 mA
e vasion (ony Loy | Tipica 0.4 mA 0,85 mA 0,85 mA
frensisnumbral B T{pica 1,14V 1,14V 1,14V
(IF =5 mA) Maxima 1,5 V 15 V 15 V
Tiempo de opera- | Tjpjco 0,1 ms 0,03 ms 0,04 ms
. ;iempos e Mximo 0,5 ms 05 ms 05 ms
e con-
s 2 (Tiempo de desco- iDi
mutacion | Tipico 0,06 ms 0,03 ms 0,06 ms
pexeniempo (8] Maximo 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms
e Potencia disipada* 350 mW 350 mW 350 mwW
e Aislamiento E/S* 500 VAC 1.500 VAC 1.500 VAC

e Temperatura

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

Operacion*

limite Al -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
B . Tipica 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S Maxima 1.5 pF 1.5 pF 1,5 pF
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ

e Diagrama de terminales

Montaje recomendado
(Vista superior)

Montaje recomendado
(Vista superior)

L]

!
8,0
2

Montaje recomendado
(Vista superior)

$$T

(rejilla de . 100, pulg) l J l
254 254 254
mm pulg ' i
o Homologaciones UL, C-UL

o Método de montaje

]

*Valores son maximos absolutos (25C 77F). [

]: Representando el caso de 1 contacto cerrado (1NC).
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Relés PhotoMOS

Alta Frecuencia

Alta Frecuencia, BajaCy R

Alta Frecuencia, CXR

Alta Frecuencia, SOP, Baja Rov

1 contacto NA

1 contacto NA

4 contactos NA

1 contacto NA

AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC
6-Pines 6-Pines 16-Pines 6-Pines
) ) 88:0,05 > <0210,05 88:005 5 _<64005
e Modelo y dimensiones Kejwﬂ}?‘ . \<‘;3@:o‘2‘ o i
8"
< \iz‘!
82:005 /\/\ﬁétu‘z
<‘j (550
mm pulg :
e Indicado para aplicaciones | ® Capacitancia de salida y Ron bajas e Encapsulado SOP de
de alta frecuencia 6 pines
o Caracteristicas o Alta velocidad de
conmutacion
Referencia| AQV221 AQV225 AQV221N AQS221N2S AQV227NS | AQV224NS
Tensién Pico AC 40V 80 V 40V 40V 200 V 400 V
de carga* DC 40V 80V 40V 40V 200V 400V
L R B B R R
Corriente maxima
nominal (U e e R R
e Salida ’M‘ 0,05A 0154 0,06 A 0,05A 0,04A
Pico corriente maximo 0,18 A 0,15A 0,45A 0,12A 0,15A ‘ 0,12A
Consumo maximo* 230 mwW 360 mW 600 mW 450 mW
Resistencia | Tipica 22Q 36 Q 98 Q 95Q 30Q 70Q
ON Maxima 35Q 50 Q 15 Q 12,5 Q 50 O 100 Q
C ia de salida (Tipica) 5,6 pF 4,8 pF 3,9 pF 1pF 10 pF
Corriente de fuga Max. 10 nA Max. 10 nA Max. 10 nA Max. 10 nA
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA 50 mA 50 mA
Tension inversa LED* 5V 5V 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW 75 mwW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tjpjca 0,9 mA 0,9 mA 0,9 mA 0,7 mA
operacimiore) ko) | Maxima 30mA 3.0mA 3 mA 3.0mA
Corrente de desactiva- | Minjma 04 mA 04 mA 0,1 mA 04 mA
e eoan oo de. | Tipica 0,85 mA 0,85 mA 085 mA 0,65 mA
e ipical 1,14V 1,14V 1,25V 1,14V
(r=5ma) Maxima 15 V 15 V 15 V 15 V
Tiempo de opera- | Tipjco 0,10 ms 0,2 ms 0,03 ms 0,12 ms 0,1ms
o IiemPOS f,'e":,‘,,fl',:'c"izﬁ,m"’ Maximo 0,3 ms 0,5 ms 02 ms 0,5 ms 0,5ms
e con-
i< (Tiempo de desco- ipi
mutacién | PO de Tipico 0,03 ms 0,08 ms 0,03 ms 0,05 ms
nexion [Tempo (ON) | Maximo 0,1 ms 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms
e Potencia disipada* 280 mwW 410 mW 650 mW 500 mW
o Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC 500 VAC 1.500 VAC
o Temperatura |Operacion* -40°C a +85°C -40°F a +185°F | -40°C a +85°C -40°F a +185°F | -40°C a +85°C -40°F a -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Almacenamiento* | -40°C a +100°C -40°F a +212°F |-40°C a +100°C -40°F 2 +212°F | 40°C a +100°C -40°F a +212°F |-40°C a +100°C 40°F a +212°F
n q Tipica 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S |z 1,5 pF 1,5 pF 1.5 pF 1,5 pF
® Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
Ter\r/mr;a\e% aPCB Monrlfaje ! Ter\r/wir‘vale? aPCB Monr(raje ! Montaje recomendado Montaje recomendado
(Vista inferior) su%eM\élad (Vista inferior) superficia (Vista superior) (Vista superior)
dad
(Vista superion) (Vista superion)| - ? ? i ? 7 $_$_$7T
sopen [ ronse (30 6
o Diagrama de terminales e L i {2 rhnm - 1,236 l6
(rejilla de .100. pulg) by il ERNiiEE oL Jq J;ff 12 l
L L 19 LA HIKd 19 ¥
ULl Laee | Uil igon | 90 dilili wi N
fessfess| fstlas| 08 037 |
Tolerancia: 20,1 +,00. Tolerancia: £0,1 +,00 iz 258 2%
mm pulg )
o Homologaciones UL, C-UL UL, C-UL — UL, C-UL

e Método de montaje

Tl

]

L

]
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® Modelo y dimensiones

Alta Frecuencia, Baja Rox

Alta Frecuencia, Baja Rox

1 contacto NA

2 contactos NA

AC/DC AC/DC
6-Pines 8-Pines
882005 > _<6,42005 978 ~~ <84
X Y 39102 ~X 39102
3 @
881005 >~ _~<8,410.05 978 >~ <84

53 @ia.sxg 2

@

mm pulc
© Ron baja para aplicaciones de alta frecuencia e 2 canales con Ron baja
o Caracteristicas
Referencia AQV227N AQV224N AQW227N AQW224N
Tensién Pico AC 200 V 400V 200 V 400V
de carga* DC 200V 400 V 200 V 400 V
) R B e R
Corriente maxima
nominal [ e R
o Salida 0.07A 0,05A 0.05A 0,04A
Pico corriente 021A | 0,15A 0,15A | 0,12A
Consumo maximo* 360 mwW 800 mwW
Resistencia | Tipica 30Q 70Q 30Q 70Q
ON Maxima 50 Q 100 Q 50 Q 100 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 10 pF 10 pF
Corriente de fuga Max. 10 nA Max. 10 nA
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA
Tension inversa LED* 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW
o Entradal Corriente de operacién | Tipjca 0,9 mA 0,9 mA
e ep |Maxima 3.0 mA 3.0 mA
Corriente de desactiva- | Minima 0,4 mA 0,4 mA
cién LED [l.:orr(lal'!‘t)e LdEeD] Tipica 0,85 mA 0,8 mA
Jlensiontet = I T oo 1,14V 1,14V
(r=5maA) Maxima 15 V 15 V
Tiempo de operz-_ | Tipico 0,2 ms 0,2 ms
s Tlompos oo | Maximo 0,5 ms 0,5 ms
i [Tiempo de desco- [ Tipii
iion b e o e
e Potencia disipada* 410 mW 850 mW
o Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

o Temperatura | Operacion*

Miatits Al -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
 Capacitancia E/S .I\I;Iig)i(ti::\a ?g SIE (1)2 SE
© Resistencia de Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ

e Diagrama de terminales
(rejilla de ,100, pulg)

mm pulg

Terminales a PCB
(Vista inferior)
(Vista superior)

5,08
608dia. [ 200]

254
e e —BH
\ 1
64 7,62
H H ) 19
I 0T [ lﬂ"\ mm
- e L [RERRREQEN]
254 1,5 |
1 59 |2.54|2.54)

Montaje superficial
SMD recomendado

Terminales a SMD
(Vista inferior)

Montaje superficial

(Vista superior)

s0s0a | 7:82—]

T [ HEEE

T R

64 254 182 l‘;ﬁ

i | r@ees
-t 15,

Tolerancia: +0,1 +,004 (o8 256 458

o Homologaciones

UL, C-UL

UL, C-UL

e Método de montaje

Tl

Tl

*Los rangos de valores son maximos absolutos (25°C 77°F)

]: Representando el caso de

contactc cerrado en el Relé PhotoMOS

SMD recomendado



Relés PhotoMOS

e Modelo y dimensiones

Alta Frecuencia, Baja Ron

Alta Frecuencia, SOP Baja Roy, Alta Capacidad

Alta Capacidad, Baja Ron

2 contactos NA

4 contactos NA

1 contacto NA

AC/DC AC/DC AC/DC
8-Pines 16-Pines 6-Pines
1037 N\

N

/\52‘1

mm pulg
e 2 canales con Ron baja e 4 canales e Corriente de carga incrementada
en encapsulado DIP de 6 pines
o Caracteristicas
Referencia AQW227NS AQS225R2S AQV252G
Tension Pico AC 200 V 80 V 60 V
de carga* DC 200V 80 V 60 V
Z7 U S A 205 |
Corriente maxima
nominal L R B B ]
© Salida 0.05A ——
Pico corriente maxima 0,15A 0.2A 6.0A
Consumo maximo* 600 mW 600 mW 500 mW
Resistencia | Tipica 30Q 10.5Q 0.08
ON Maxima 50 Q 15 Q 0.12Q
Capacitancia de salida (Tipica) 10 pF 4.5 pF 490 pF
Corriente de fuga Max. 10 nA 10 nA 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA 50 mA
Tensioén inversa LED* 5V 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW 75 mW
o Entrada Corriente de operacién | Tipjcq 0,7 mA 0.9 mA 0.5 mA
e ED) |Maxima 3 mA 3.0 mA 3.0mA
Corriente de desactiva- | Minima 04 mA 0.3 mA 0.2 mA
e o e 1 | Tipica 0,65 mA 0.85 mA 0.45 mA
oS r e I inical 1,14V 125V 114V
(IF =5 mA) Maxima 15 V 15 V 15 V
Tiempo de opera-_ | Tipjco 0,25 ms 0.04 ms 1.1ms
ok b (OFF) Miximo 05 ms 03 ms 5.0 ms
e con-
mutacion |Tenpodedesco | Tipico 0,08 ms 0.07 ms 0.25 ms
nexien femeo (OM | Maximo 02 ms 0.2 ms 05 ms
e Potencia disipada* 650 mwW 650 mW 550 mW
e Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC 1.500 VAC

o Temperatura | Operacion*

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

limite Almacenamiento*| -40°C a +100°C -40°F a +212°F | -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
n q Tipica 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF
o Capacitancia E/S | ypayima 1,5 pF 1,5 pF 1,5 pF
* Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ

Montaje recomendado
(Vista superior)

Montaje recomendado
(Vista superior)

Terminales a PCB
(Vista inferior)

Montaje superficial
SMD recomendado
(Vista superior)

$—$—$—$7T -t A mrmm
) ) 6 T T ! N “ R
e Diagrama de terminales I 6. ] ‘ T s
(rejilla de , 100, pulg) 12J 7 \ o e ¥
¥ ' ' .
Mot Mmoo il I J [ %
L1 1 1 1
ogj 08 L L’ J 2.154
e 25‘4 PAPRPAP AV AT EY A .
mm pulg 100 100 ‘100 Tolerancia: +0,1 +,004
e Homologaciones UL, C-UL — UL, C-UL, VDE

e Método de montaje

]

Tl
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e Modelo y dimensiones

Alta Capacidad, Baja Ron

1 contacto NA

AC/DC

6-Pines

8,8:0,05 >~_—~5,420.05 8,820,065 >~__<.8,4£0.05

< /\fs‘sxo‘z R s 713,“9@
A = i

Aislamiento E/S estandar

Aislamiento E/S

mm pulg reforzado
e Alta sensibilidad
e Ron baja
o Caracteristicas
Referencia| AQV251 | AQV252 | AQV255 | AQV257 | AQV253 | AQV254 | AQV259 | AQV258 |AQV253H | AQV254H
Tension Pico AC 40V 60V 100V 200V 250V 400 V 1,000V | 1,500V 250V 400 V
de carga* DC 40V 60V 100V 200V 250V 400V 1,000V | 1,500V 250V 400V
)
Corriente maxima 05A
nominal 05A : S 04AT £ N
254 02A 015A 02A 015A
o Salida ) 003A 002A
Pico corriente maxima | 18A | 15A | 10A | 075A | 06A | 05A [ 009A [ 006A | 06A | 05A
Consumo maximo* 360 mW
Resistencia | Tipica 0,6 Q 0,74 Q 1,8Q 26Q 55Q 12,4 Q 85Q 345 Q 55Q 12,4 Q
ON Maxima 1,0Q 14 Q 250Q 4,00Q 8,0Q 16 Q 200 Q 500 Q 8 Q 16 Q
C ia de salida (Tipica) 350 pF 170 pF 80 pF 170 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 10 A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA
Tension inversa LED* 5V
Pico de corriente LED 1A
Potencia disipada* 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tipjca 0,9 mA 1,4 mA
I«;EErLii‘:iT?S?F?tED] Maxima 3,0mA 3,0 mA
QOrriante de desactiva- Minima 0,4 mA 0,4 mA
e tiortade. | Tipica 0.8 mA 1.3 mA
Tensién umbral Tipica 1,14V
TS ma) Maxima 15 V
. 'c’l'g;"l'!ﬁ:m‘;g’(‘{,‘m Tipico 1,7ms 14ms | 09ms 1,5ms 0,8 ms 06ms | 0,35ms | 24ms 1,8 ms
© ZlemPOS de operacion] Maximo | 3,0 ms 3,0ms 2 ms 3 ms 2,0ms 1,0 ms ms | 4 ms 3,0ms
econ-
mutacién lﬁmﬁwsﬁém Tipico 0,07 ms 0,09ms | 0,1ms | 0,06ms | 0,05ms | 0,04ms | 0,04 ms | 0,06 ms | 0,05ms
de A Maximo 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms 02 ms |02 ms |02 ms |02 ms |02 ms |02 ms
e Potencia disipada* 410 mW
e Aislamiento E/S* 1.500 VAC 5.000 VAC
o Temperatura | Operacion® -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Almacenamiento* -40°C a +100°C -40°F a +212°F
e Capacitancia E/S .I\I;Iig)i(?;a ;’3 E’E
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ
Terminales a PCB (Vista inferior) Montaje superficial SMD recomendado
(Vista superior)
608 dia mrmm
SR 4 [ [NN QAN
o Diagrama de terminales T r" RS "“l T 83
(rejilla de . 100, pulg) o H I 762 307 .
252 | H 300 075
l i i { LM
N NN [N g AR gEN
584 15 1
) 254 50 [2.54|2.54
mm puls | Tolerancia: +0,1 +,004 10 1007900
e Homologaciones UL, C-UL UL, C-UL, BSI

e Método de montaje

L

*Los rangos de valores son maximos absolutos (25°C 77°F)

]: Representando el caso de

contactc cerrado en el Relé PhotoMOS
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Relés PhotoMOS

e Modelo y dimensiones

Alta Capacidad, Baja Ron

2 contactos NA

1 contacto NC

AC/DC AC/DC
8-Pines 6-Pines
881005 5 641005
978 >~ <54, AN X
. % on 8,820,058 >~ _~8,40.05,

<
&j&sggz

Aislamiento E/S estandar ‘ Alslamiento

mm pulg E/S estandar
o Alta sensibilidad o Alta sensibilidad
® Ron baja ® Ron baja
o Caracteristicas
Referencia AQw254 AQVv453 AQv454 ‘ AQV454H
Tensién Pico AC 400V 250 V 400 V
de carga™ DC 400 V 250 V 400 V
DA - - ol
Corriente maxima
nominal [ R
02A
o Salida 0,12A ’—‘ 0,15A 0,15A
Pico corriente 036A 06A | 05A
Consumo maximo* 800 mW 360 mW
Resistencia | Tipica 10,2Q 55Q 1M1Q
ON Maxima 16 Q 800Q 16 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 170 pF 350 pF 170 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A Max. 10 A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA
Tensioén inversa LED* 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacin |Tipjica 0,9 mA 1,0 mA 0,9 mA 1,4 mA
CorcamOFe tEp) | Maxima 3.0mA 3.0mA 3.0mA 3.0mA
Corriente de desactiva- | Minjma 0,4 mA 0,4 mA 0,4 mA 0,4 mA
e ehvasion (onyLEo) | Tipica 0,8 mA 0,9 mA 0.8 mA 1.3 mA
fensionieba Tipica 1,14V 1,14V
(IF = 5 mA) Maxima 15 V 15 V
[Tiempo de opera- | Tipjco 0,8 ms 1,52 ms 1,2ms 1,8 ms
D Iiempos e (o) | Maximo 2 ms ms 2" ms 3 ms
econ- - —
mutacién ::mnr?f::::l(’om Tipico 0,04 ms 0,4 ms 0,36 ms 0,4 ms
d Maximo 0,2 ms 1 ms ms 1 ms
e Potencia disipada* 850 mW 410 mW
o Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC 5.000 VAC

o Temperatura |Operacién®

-40°C a +85C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

limite Almacenamiento* -40°C a +100C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
. A Tipica 0,8 pF 1.3 pF
e Capacitancia E/S Maxima 1.5 pF 3" pF
e Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1,000 MQ

Terminales a PCB
(Vista inferior)

Montaje superficial
SMD recomendado
(Vista superior)

Terminales a PCB
(Vista inferior)

Montaje superficial
SMD recomendado
(Vista superior)

5,08
8-0,8 di ~—7,62—= 6-0,8 dia. [~=200~
E0 [ et OO0 g RN L T EEpE N
e Diagrama de terminales T 83 T o
rejilla de . 100, pulg T (18 5
(rej pulg) GT} 12,54 7,52 l Tmom.mm S K 5N
10C l Ll[j’LJ o a° rmormm
4 ) 15 1N | [RERRRAREN
B x5 18 Padzs
mm pulg | Tolerancia: +0,1 +,004 Tolerancia: +0,1 +,004 o g
e Homologaciones UL, C-UL UL, C-UL ‘ UL, C-UL, BSI

e Método de montaje

L
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Nota Significado de los simbolos Lr Terminales a PCB: [} Montaje superficial



Alta Capacidad, Baja Ron
2 contactos NC 1 contacto NA + 1 contacto NC
AC/DC AC/DC
8-Pines 8-Pines
e Modelo y dimensiones 978 o~ <%,
& )fa‘gznz
- o
978 <8¢,
35250 \<$iavstg.2“
mm pulg
o Alta sensibilidad o Alta sensibilidad
© Ron baja © Ron baja
o Caracteristicas
Referencia AQW454 AQW654
Tension Pico AC 400V 400V
de carga* DC 400V 400 V
) R B e R
Corriente maxima
nominal [ e R
o Salida 22A 22A
Pico corriente maxima 0,36 A 0,36 A
Consumo maximo* 800 mW 800 mW
Resistencia | Tipica 11Q 11Q
ON Maxima 16 Q 16 Q
Capacitancia de salida (Tipica) 170 pF 170 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA
Tensioén inversa LED* 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacion | Tipjca 0,9 mA 0,9 mA
';EE&?J.(‘?S‘F"F;’“LED] Maxima 3,0mA 3,0 mA
Corriente de desactiva- | Minima 0,4 mA 0,4 mA
e e 1 | Tipica 0.8 mA 0.8 mA
Tensién umbral | Tipica 1,14V 1,14V
G may Maxima 15 V 15 V
Tiempo de opera- | Tipjco 1,2ms 0,8 ms (N.O.), 1,2 ms (N.C.)
. Iiempos o menpe OFF) | Maximo 2.0 ms 2,0 ms
e con-
mutacion |lempodedesco | Tipjco 0,36 ms 0,04 ms (N.O.), 0,36 ms (N.C.)
fexiSn Tempo (98] Maximo 1,0 ms 1,0 ms
e Potencia disipada* 850 mW 850 mW
e Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC
o Temperatura Operacion* -40°C a +85°C -40°F a +185°F -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Almacenamiento* -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
" N Tipica 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S Méxima 1.5 pF 1.5 pF
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
Terminales a PCB Montaje superficial Terminal a PCB Montaje superficial
(Vista inferior) SMD recomendado (Vista inferior) SMD recomendado
(Vista superior) (Vista superior)
302 [0 o S B8 [ g S
e Diagrama de terminales o ’ 83 o ' 83
(rejilla de . 100, pulg) i L l 19 i L l 19
64 [2.54 1555 —mmmm 4 [2.54 1555 —mmmm
25; 1 EANSSRERERs A 25. 00 o
i il BNtk v il Pexiik
2‘,54 2,54 254 2.54‘ 2‘5-'3‘ 2, ‘4
mm pulg | Tolerancia: +0,1 +,004 Tolerancia: +0,1 +,004
e Homologaciones UL, C-UL UL, C-UL
e Método de montaje Lr m
*Valores son maximos absolutos (25C 7 ] Representando el caso de  contacto cerrado (1NC). 53

**Tension de carga. AC (Valor eficaz, Vims)



Relés PhotoMOS

Alta Frecuencia, Alta Capacidad

1 contacto NA

DC AC/DC
6-Pines 6-Pines
e Modelo y dimensiones 988005 L 641005 881005 5 640,05
A %;.sg‘;‘z < 39102
L 5. _<6/42005 \ 88005 > <5008
Ka/\l/a‘?m 2 ' KQja‘mo\z :
> -
mm pulg
® Ron baja ® Ron baja
e Controlado con una corriente de entrada de 10mA e Controlado con una corriente de entrada de 10mA
o Caracteristicas
Referencia| AQV101 ‘ AQV102 ‘ AQV103 ‘ AQV104 AQV201 AQV202 AQV203 AQV204
Tensién Pico AC — 40V 60 V 250 V 400 V
de carga* pc [ 40v [ eov | 2s0v [ 400V 40V 60V 250V 400 v
DA - - ol
Corriente maxima 05A
nominal [T R e e e B [ N
o Salida o8 ’—‘ £ olsA
Pico corriente maximo 05A 18A | 15A | 06A | 05A
Consumo maximo* 360 mW
Resistencia | Tipica 630Q 0,60 ‘ 0740Q 550 ‘ 1240
ON Maxima 8 Q 17 Q 1,4 Q 8 Q 16 Q
C ia de salida (Tipica) 350 pF 170 pF
Corriente de fuga Max. 1A
Corriente LED max.* 50 mA
Tension inversa LED* 10V
Pico de corriente LED 1A
Potencia disipada* 150 mW
o Entrada Eggil'c";ﬁn%‘:‘g’;fﬂﬂ" Tipica 2,4 mA
operacion (OFF) LED] |Maxima 5 mA
Corriente de desactiva- inil
B
Tensién umbral Tipica 23V
(IF = 5 mA) Maxima 3V
g,euf:;;n I:(’I’L"':’[gfs:f;:‘(’om Tipico 0,07 ms 0,07 ms 0,07 ms 0,08 ms 0,08 ms 0,08 ms 0,07 ms 0,07 ms
e i Maximo ms ms ms ms ms ms ms ms
e Potencia disipada* 410 mW 410 mW
e Aislamiento E/S* 1.500 VAC 1.500 VAC

o Temperatura | Operacion®

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

-40°C a +85°C -40°F a +185°F

limite Almacenamiento* -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
0 : Tipica 1,3 pF 1,3 pF
e Capacitancia E/S Maxima 3 pF 3 pF
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ

Terminales a PCB
(Vista inferior)

Montaje superficial SMD
(Vista superior)

sogsa [ fualuplunl
-, 3, 2,54
N 100 T [NEQNEpEN]
e Diagrama de terminales T T
(rejilla de 100, pulg) 64 762 83
g 19
L i Yang
2,54 ' 5 |
‘ 12z
mm pulg | Tolerancia: +0,1 +,004 100°,100
e Homologaciones UL, C-UL ‘ UL, C-UL

e Método de montaje

Tl
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Nota Significado de los simbolos Lr Terminales a PCB: [} Montaje superficial



Alta Sensibilidad

Photomos de Potencia

1 contacto NA

1 contacto NA

AC/DC AC/DC
6-Pines 4-Pines
e Modelo y dimensiones B:s%o“us,\/‘s‘l‘gg‘o‘s 03102 8802
~ 3,9:0,2
Y P e ¢
e 8,8£0,05. > 55N -
~X )Ia.eﬂ‘)“z :
e
mm pulg
o Corriente de operacion del LED: 0,31 mA o Alta capacidad
o Alta sensibilidad
o Caracteristicas
Referencia AQV234 AQY275 AQY277 AQY274
Tensién Pico AC 400V 100 V 200 V 400 V
de carga* DC 400 V 100 V 200 V 400 V
DAL -
Corriente maxima 'A[ -
nominal 05Af -~
o Salida e
Pico corriente 0,3A
Consumo maximo* 500 mW
Resistencia | Tipica 30Q 0,23Q 0,7 21Q
ON Maxima 50 Q 0,34 Q 1,1 32Q
Capacitancia de salida (Tipica) 45 pF 1.400 pF 600 pF
Corriente de fuga Max. 1A Max. 10 A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA
Tension inversa LED* 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tipjca 0,31 mA 1,0 mA
operscin (oFe vepy | Maxima 05 mA 30mA
Coriente de desactiva- | Minima 0,1 mA 0,4 mA
cién LED [t_:on(m; fs‘n] Tipica 0,29 mA 0,9 mA
Tensién umbral | Tipica 11V 116V
{r=5ma) Maxima 1,5V 15 V
Tiempo de opera-_ | Tipjco 0,89 ms 2,40 ms 1,12 ms 1,65 ms
. ILGE)I:IOS ;2’:,}2:3‘;:,‘“” Maximo ms 50 ms 50 ms 50 ms
+ < |Tiempo de desco- D
mutacion | opece Tipico 0,22 ms 0,21 ms 0,10 ms 0,08 ms
R eneotol] Maximo ms 3,0 ms 3,0 ms 3,0 ms
e Potencia disipada* 550 mW 750 mW
o Aislamiento E/S* 1.500 VAC 2.500 VAC
o Temperatura | Operacion® -40°C a +85°C -40°F a +185°F -40°C a +85°C -40°F a +185°F
limite Almacenamiento* -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
R Tipica 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S Maxima 1.5 pF 1.5 pF
© Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
Terminales a PCB Montaje superficial SMD Terminales a PCB Montaje
(Vista inferior) (Vista superior) (Vista inferior) recomendado

(Vista superior)

6-0,8 dia *5,'08* mhmh 15,08~
- & l—|2,54 0C
N o0 T RS gu) G
e Diagrama de terminales T T | 11,0
(rejilla de . 100, pulg) 64 762 83 10,16 | 18]
X 1,9 H J
L | l imunlunlinl 254 iELE,:—
7 Ieine i e
)7[2.54)254 508
mm pulg | Tolerancia: £0,1 +,004 1 J Tolerancia: +0,1 +,004 200
e Homologaciones UL, C-UL UL, C-UL
e Método de montaje r m
*Valores son maximos absolutos (25C 77F). [ ]: Representando el caso de 1 contacto cerrado (1NC). 55



Relés PhotoMOS

e Modelo y dimensiones

PhotoMOS de Potencia

1 contacto NA

1 contacto NC

AC/DC DC AC/DC
4-Pines 4-Pines 4-Pines
3,540,2 35202
21202 />\/35m'2 21502 PYe 21202 /\o

12,540,2

P

A

(

125402

4

>

<

X

12,540,2

|
|

=

mm
e PhotoMOS de alta capacidad en encapsulado estrecho SIL de 4 pines e Alta capacidad
e Encapsulado SIL de
e Caracteristicas 4 pines
Referencia| AQZ202 | AQZ205 | AQZ207 | AQZ204 | AQZ102 ‘ AQZ105 ‘ AQz107 ‘ AQZ104 AQZ404
Tensién PicoAC | 60V | 100V | 200V | 400V — 400 V
de carga* pc | eov | 100v | 200v | 400V | 100v [ 200V [ 400V 400V

Corriente maxima
nominal

o Salida

Pico corriente maxima | 9.0A | 60A | 30A | 15A | 90A | 60A | 30A [ 15A 15A
Consumo maximo* 1,6 W 1,35 W 1,6 W
Resistencia | Tipica 0,11Q | 0,23Q 0,7Q 21Q 0,06Q |0,081Q | 034Q | 1,060 28Q
ON Maxima 0,180 | 0,34 Q 1,10 32Q 0,090 | 0,17 Q| 055Q | 16 Q 40Q
Capacitancia de salida (Tipica) 1.400 pF 600 pF 1.700 pF 900 pF 2.000 pF
Corriente de fuga 10A 10A 10A
Corriente LED max.* 50 mA 50 mA 50 mA
Tensioén inversa LED* 5V 5V 5V
Pico de corriente LED 1A 1A 1A
Potencia disipada* 75 mW 75 mW 75 mW
o Entrada| Corriente de operacién | Tipjica 1,0 mA 1,0 mA 1,0 mA
oo ep) | Maxima 3.0 mA 3.0 mA 3.0 mA
Corriente de desactiva- | \ljnima 0,4 mA 0,4 mA 0,4 mA
e esion (o Loy | Tipica 0.9 mA 0.9 mA 0.9 mA
Tension umbral | Tipjca 1,25V 1,25V 1,25V
{ie=5ma) Maxima 15 V 15 V 15 V
) I:::‘"Fﬁ:r:?(eézs) Tipico |246ms |2,40ms | 1,12ms | 1,65ms | 1,66 ms | 1,89 ms | 0,83 ms | 1,01 ms 3,9 ms
L] ZlemPOS d,o,,emig,.] Maximo [ 50 ms | 50 ms |50 ms |50 ms |50 ms |50 ms |50 ms|50 ms 7,5ms
econ-
mutacién :&ml‘mﬁ:?&m Tipico [0,22ms | 0,21 ms | 0,10 ms | 0,08 ms | 0,15ms | 0,19 ms | 0,10 ms | 0,08 ms 0,8 ms
de i Maximo [ 3,0 ms | 3,0 ms | 3,0 ms|3,0 ms |30 ms |30 ms |30 ms|30 ms 3,0ms
e Potencia disipada* 1,6 W 1,35 W 1,6 W
o Aislamiento E/S* 2.500 VAC 2.500 VAC 2.500 VAC
o Temperatura Operacién* -40°C a +85°C -40°C a +85°C -40°C a +85°C
limite Almacenamiento* -40°C a +100°C -40°C a +100°C -40°C a +100°C
. A Tipica 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF
e Capacitancia E/S Maxima 1.5 pF 1,5 pF 1,5 pF
o Resistencia de aislamiento Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
2-0,8 dia 2-1,1 dia.
o Diagrama de terminales ‘ S ‘
(rejilla de )
2,54 1016|508
mm Tolerancia: +0,1
e Homologaciones UL, C-UL UL, C-UL

e Método de montaje

T
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PhotoMOS de Potencia de Alta Sensibilidad

PhotoMOS de Potencia
de Alta Capacidad

e Modelo y dimensiones

1 contacto NA 1 contacto NA
AC/DC DC AC/DC
4-Pines 4-Pines 4-Pines
3,540,2 ax. 43,
2102 N oo Ve 43‘0/\
\/

mm pulc
e Ron baja o Alta capacidad
e Controlado con una corriente de entrada de 10 mA ® Ron baja
o Caracteristicas e Controla sefiales de
entrada pequefas
Referencia|AQZ202D|AQZ205D|AQZ207D|AQZ204D AQZ102D‘AQZ1 05D‘AQZ107D‘AQZ104D AQZ262 AQZ264
Tensién PicoAC | 60V | 100V | 200V | 400V — 60 V 400 V
de carga* Dc | 60V | 100V | 200V | 400V | 60V | 100V | 200V | 400V 60 V 400 V
36A SOA
Corriente maxima 10A
nominal  TAR-lccofoopeeeoof st 09A b b e b -
o Salida
Pico corriente maxima | 9.0A | 60A | 30A | 15A | 90A [ 60A | 30A [ 15A 100A 30A
Consumo maximo* 1,6 W 1,35 W 30w
Resistencia | Tipica 0,066 Q2 | 0,180 Q | 0,64 Q 240 10,033Q|00900Q| 0330 | 1,23Q 0,036 Q 1,0Q
ON Maxima 018 Q034 Q| 11 Q 32Q |009 Q|017 Q| 055Q | 16 Q 0,05 Q 1,4Q
C ia de salida (Tipica) 1.400 pF 600 pF 1.700 pF 900 pF 1.400 pF 600 pF
Corriente de fuga 10A 10A 10A
Corriente LED max.* Input voltage: 30 V Input voltage: 30 V 50 mA
Tension inversa LED* Input reverse voltage: 5V Input reverse voltage: 5 V 5V
Pico de corriente LED — — 1A
Potencia disipada* 300 mW 300 mW 75 mW
o Entradal Corriente de operacion | Tinjca 1,4V 14V 1,0 mA
I‘;sgigg::ga ;1eLED] Méxima Opetate voltage: 4 v Opetate voltage: FRY: 30 mA
Corriente de desactiva- | Minima .08V .08V 0,4 mA
cion LED [?9rr(lgv’|‘t)eLdEeD] Tipica Turn off voltage: 13V Turn off voltage: 13V 09 mA
Tensién umbral Tipica X X 1,25V
GaCEDI Méxima Input current (typ.): 6,5 mA Input current (typ.): 6,5 mA 15 v
. I:;’:Fﬁ:,:“g’fg,ﬂ Tipico 58ms| 42ms| 27ms| 23ms| 33ms| 22ms| 15ms| 12ms 5ms 4ms
0; p de op: .P} Maxi 10,0 ms | 10,0 ms | 10,0 ms | 10,0 ms | 10,0 ms | 10,0 ms | 10,0 ms | 10,0 ms 10 ms 10 ms
e con-
mutacién :.:Top:rdn'emg()ém Tipico 02ms | 02ms | 0,Ams | 0,1ms | 02ms | 0,2ms | 0,1ms | 0,1ms 0,32 ms 0,14 ms
d i Maximo| 3,0ms | 3,0ms | 30ms | 30ms | 30ms | 3,0ms | 3,0ms | 3,0ms 3,0 ms 3,0 ms
e Potencia disipada* 1,6 W 1,35 W 3,0W
o Aisl E/S* 2.500 VAC 2.500 VAC 1.500 VAC
o Temperatura | Operacién* H0°Ca B AT 7 i a o) AR R (B agao vy B Vs1o V) -40°C 2 +85°C -40°F a +185°
limite Al i * -40°C a +100°C -40°F a +212°F -40°C a +100°C -40°F a +212°F
L Tipica 0,8 pF 0,8 pF 2,0 pF
e Capacitancia E/S | yjayim, 1,5 pF 1,5 pF 4,0 pF
® Resistencia de aisl Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ Min. 1.000 MQ
Montaje recomendado
(Vista inferior)
208 dia. 2higa, Copper o
~ ; N ' 27,94
o Diagrama de terminales eming
(rejilla de 100, pulg) = ke 1 %% 3% 4
2,54 1016|508 25472] 2,545 ] 2544 :\
100 400 200 1002 4-1427dwa
mm pulg | Tolerancia: £0,1 +,004 Tolerancia: +0,1 +,004
e Homologaciones UL, C-UL —

e Método de montaje

T

*Valores son maximos absolutos (25C 77F). [

]: Representando el caso de 1 contacto cerrado (1NC).
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Drivers para MOSFET

® Modelo

Drivers para MOSFET

6-Pines

4-Pines

4-Pines

o Dimensiones

Biszo‘osk/‘

aisxo‘osk/\s 420.08

N

43102 44102

J&zmg‘z

mm pulg
o Referencia APV1122 APV1121S APV2121S APV2111V
Tension | Min. 6V 5V
de desco-| Voc
nexion Tip. 8,7V 82V
o Salida
Corriente | Min. 5A 3A
de corto- Isc
circuito | Tip, 14A 8A
Corriente LED I 50 mA
Tension inversa
LED maxima | VR 5V
Pico de
corriente LED | 'FP 1A
Rotencia Pin 75mA
Corriente | Tip- 0,6 mA ‘ 0,85 mA
o Entradal de opera- Iron
cion LED max. 3mA
Corriente | pin. 0.2 mA
de desac- e
tivacié
Len " | Tip. 0,5mA ‘ 0,75 mA
Tensién | Tip- 1,15V
umbral VE
del LED |mMax 1,5V
e Tiempo de -
operacién Tip. | Ton 0,4 mA ‘ 0,8 mA
e Tiempo de "
desconexiéon Tip. | Toff 0,1ms
Tip. 0,8 pF
e Capacitancia o Ciso P
Entrada/Salida .
Max 1,5 pF
o Resistencia de G 0
EEEIEhte Min. |Riso 1.000 MQ
o Aislamiento :
Entrada/Salida Viso 5.000 V 2.500V 2.500V 1.500 V
e Temperatura de L or . .
almacenaje Tstg -40°C a +100°C -40°F a +212°F
Terminales Montaje Montaje
a SMD recomendado recomendado
(Vista ipferior) (Vista superior) (Vista superior)
LT
o Diagrama de termi L ; 1 %
(rejilla de . 100, pulg) Montaje
recomendado
(Vista superior)
N i i
Ll d
mm pulg 'Sijs
e Homologaciones UL, C-UL

e Método de montaje

]
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Nota Signi

ficado de los simbolos Lr Terminales a PCB: [} Montaje superficial



Opto-Triac

Optoacoplador Salida Triac

Photo-Triac
Paso por | Sinpaso | Pasopor | Sinpaso | Pasopor | Sinpaso | Pasopor | Sinpaso | Pasopor | Sinpaso
cero por cero cero por cero cero por cero cero por cero cero por cero
0,05 A 0,1A 0,1A 0,1A 0,1A
* Modelo y A‘JB)\ 88 _» 64
dimensiones < 13
; 44
«sr
L 2
mm pulg SOP 4 pines DIP 4 pines DIP 6 pines DIP 4 pines anchos DIP 6 pines anchos
* Referencia APT1211S ‘ APT1221S | APT1211 ‘ APT1221 | APT1212 ‘ APT1222 |APT121 1W‘APT1221W APT1212W‘APT1222W
VETEENCE 600V 600V 600 V 600 V 600 V
L R e B R B
Corriente 03A
maxima 24
Salida | MOMinal o
Pico de
corriente méx. 0,6 A 12A 12A 12A 12A
Tension de pico 5 . . . .
méx en estado ON Max. 2,5V Max. 2,5V Max. 2,5V Max. 2,5V Max. 2,5V
ﬁ“;’;ie"‘e = Méx. 1 A Méx. 1 A Méx. 1 A Méx. 1 A Méx. 1 A
ConSHetED 50 mA 50 mA 50 mA 50 mA 50 mA
Tension
Entrada | inversa LED sV 6V 6V 6V 6V
Pico de
corriente LED 1A 1A 1A 1A 1A
Tension humbral . 5 5 . .
LED (IF=10 mA) Méx. 1,3V Méx. 1,3V Méx. 1,3V Max. 1,3V Max. 1,3V
« Corriente disparo LED Max. 10 mA Max. 10 mA Max. 10 mA Max. 10 mA Maéx. 10 mA
* Tension de paso por cero | Max. 50 V — Max. 50 V — Max. 50 V — Max. 50 V — Méax. 50 V —
* Tiempo de operacion Max. 0,1 ms Max. 0,1 ms Max. 0,1 ms Max. 0,1 ms Max. 0,1 ms
* Aislamiento E/S 3.750 V 5.000 V 5.000 V 5.000 V 5.000 V
* Temperatura limite —40°C a +100°C —40°C a +100°C —40°C a +100°C —40°C a +100°C —40°C a +100°C
operacion —40°F a +212°F —40°F a +212°F —40°F a +212°F —40°F a +212°F —40°F a +212°F

* Temperatura limite

—40°C a +125°C
—40°F a +257°F

—40°C a +125°C
—40°F a +257°F

—40°C a +125°C
—40°F a +257°F

-40°C a +125°C
—40°F a +257°F

—40°C a +125°C
—40°F a +257F

oC Tipica 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF
E/S Maxima 1,5 pF 1,5 pF 1,5 pF 1,5 pF 1,5 pF
* Resil ia de aislami Min. 50 G Min. 50 G Min. 50 G Min. 50 G Min. 50 G
Huella recomendada Terminales Terminales Huella recomendada para | Huella recomendada para
para el montaje a SMD a SMD el montaje (Vista inferior) | el montaje (Vista inferior)
(Vista superior) (Vista inferior) (Vista inferior) wopda o, sosda. (o
5,08 1 254
ﬁ_ﬁ 4:0"81‘513, 2 60,8 dia. = 425‘ P! @
N Wi SO | s
T Th ] o we | s
N | sa M1 T0]288 782 | o[ T ase %2 254 | : s |
P ) LT ] [
. a8 Montaje superficial Montaje superficial Huella recomendada | Huella recomendada
* Diagrama de SMD SMD para el montaje para el montaje
terminales (Vista superior) (Vista superior) (Vista superior) (Vista superior)
} m m mim jupl m
T ] o o g ey o oI
83
+EE{[ ERI e o e
1911
gkl 25 18 safos j} ! :I:J'TJ rh i}
05! . 15 15
mm pulg Tolerancia: +0,1 +,004 | Tolerancia: +0,1 +,004 | Tolerancia: +0,1 +,004
* Homologaciones UL, C-UL, *VDE UL, C-UL, *VDE UL, C-UL, *VDE UL, C-UL, *VDE UL, C-UL, *VDE

¢ Método de montaje

]

|

|

|

|

Nota: Significado de los simbolos Lr Terminales a °CB, [Z] Montaje superficial

* Codigo estandar tienen las homologaciones UL, C-UL. Para homologaciones VDE, por favor solicitarlo.
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Opto-Triac

Optoacoplador Salida Triac

Photo-Triac

Paso por cero (Paso por cero bajo)

0,05 A 0,1A 0,1A
* Modelo y 4B 88 88~ <8
dimensiones <5 S (diaﬁ
B~
2‘97
mm pulg SOP 4 pines DIP 4 pines DIP 6 pines
* Referencia APT1231S APT1231 APT1232
JLenslonide} 600 V 600 V 600 V
O AR - - - - - e
(o T T COCCR. R B A
maxima oo Al
Salida | MOMINAl A 0AA 01A .
Pico de
corriente max. 06A 1.2A 1.2A
Tension de pico . . .
méx en estado ON Max. 2,0V Max. 2,0 V Max. 2,0 V
Corriente de < . .
fuga Max. 1 A Max. 1 A Max. 1 A
Corriente LED
max. 50 mA 50 mA 50 mA
Tension
Entrada | inversa LED 6V 6V 6V
Pico de
corriente LED 1A 1A 1A
Tension humbral < . .
LED (IF=10 mA) Max. 1,3V Méx. 1,3V Méx. 1,3V
* Corriente disparo LED Max. 10 mA Max. 10 mA Max. 10 mA
« Tension de paso por cero Méx. 15V Méx. 15V Méx. 15V
* Tiempo de operacion Max. 0,1 ms Max. 0,1 ms Max. 0,1 ms
 Ai i E/S 3.750 V 5.000 V 5.000 V
* Temperatura limite —40°C a +100°C —40°C a +100°C —40°C a +100°C
operacion —40°F a +212°F —40°F a +212°F —40°F a +212°F
* Temperatura limite —40°C a +125°C —40°C a +125°C —40°C a +125°C
| i —40°F a +257°F —40°F a +257°F —40°F a +257°F
«C Tipica 0,8 pF 0,8 pF 0,8 pF
EIS Maxima 1,5 pF 1,5 pF 1,5 pF
* Resil ia de aislami Min. 50 G Min. 50 G Min. 50 G
Huella recomendada Terminales Terminales
para el montaje a SMD a SMD
(Vista superior) (Vista inferior) (Vista inferior)
508,
S LA 2 [
o o _
il S e LT L
o Zool £ | 4] 7T00 200 ! ki
b ) Lo |
ey i i f o
. Diag.rama e % Monla]g&u@erﬂmal Monla]g’swu[?erﬂmal
terminales (Vista superior) (Vista superior)
mMm il
T [angun) In}
5;3
i 2
L
mm pulg Tolerancia: +0,1 +,004
* Homologaciones UL, C-UL, *VDE UL, C-UL, *VDE UL, C-UL, *VDE

* Método de montaje

.}

|

|

60

Nota. Significado de los sw’mboloer Terminales a PCB U :Enchufable. §il Montaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [—] Montaje superficial



Relés de Estado Solido

AQ-H

Opto-Triac

Paso por cero ‘ Sin paso por cero | Paso por cero ‘ Sin paso por cero | Paso por cero | Sin paso por cero | Paso por cero | Sin paso por cero

0,3A 0,6 A 09A 12A

* Modelo y
dimensiones

Q/

mm

* Referencia AQH0213 ‘ AQH0223 ‘ AQH1213 ‘ AQH1223 ‘ AQH2213 ‘ AQH2223 ‘ AQH3213 ‘ AQH3223

Tension de 600 V

1 e B e e EEEEEEEES 2R
11 A
1,0A
09A
08A
07A
06A
05A
04A
03A
02A
01A

Corriente
maxima
nominal

Salida

Pico de
corriente max.

Tensién de pico

max en estado ON Max. 2,5V

gjogranente de Max. 100 pA

Corriente LED

I 50 mA

Tension

Entrada | inversa LED 6V

Pico de

corriente LED 1A

Tension humbral .
LED (IF=10 mA) Max. 1,3V

« Corriente disparo LED Max. 10 mA

« Tension de paso porcero | Max. 50 V ‘ — ‘ Max. 50 V ‘ — ‘ Max. 50 V ‘ — ‘ Max. 50 V ‘ —

* Tiempo de operacion Max. 0,1 ms

« Aislamiento E/S 5.000 V

« Temperatura limite

operacion —30°C a +85°C

* Temperatura limite

almacenamiento —40°C a +125°C

« Capacitancia E/S, tipica 2,1 pF

* Resistencia de

1ito

Min. 50 GQ

Terminales a PCB Huella recomendada
(Vista inferior) para montaje SMD
(Vista superior)

8-08dia. [<—7,62—| A—HH

* Diagrama de . 1 8l
1
6.4

terminales

i

1,5
4 ] l 757‘2“332‘5

mm Tolerancia: +0,1

* Homologaciones UL, C-UL, VDE

* Método de montaje LF EI_

Nota. Significado de los sw’mboloer Terminales a PCB U :Enchufable E Montaje superior; i Montaje superior con terminales a PCB; [Z] Montaje superficial 61




Relés de Estado Solido

* Modelo y
dimensiones

mm

AQG

Opto-Triac

Paso por cero

Sin paso por cero

1A

25 " /;5
/ 1‘3‘5
hi

45
~ <
s

205

45

Tension

75a125V

de carga

Salida| Corriente
maxima
nominal

Corriente de
fuga max.

1

5 mA (200 V)

Pico de
corriente max.

8A

30A

8A

30A

Tension de
entrada

4a6Vv 96a144V

19,2a28,8V

4a6Vv

96a144V

19,2a288V

Impedancia de
Entrada| entrada (aprox.)

0,3 kQ 0,8 kQ

1,6 kQ

0,3 kQ

0,8 kQ 1,6 kQ

Tension de
activacion, max.

4V 9,6V

19,2V

av

9,6V 19,2V

Tension de
caida, min.

1V

1V

* Tiempo max.
de operacion

1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms

1ms

* Tiempo max.
de desactivacion

1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms

1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms

* Tension de ruptura

3.000 VAC

* Temperatura ambiente

—-30°C a +80°C

« Circuito snubber
integrado

* Resistencia de

+ Diagrama de
terminales

mm

« Homologaciones

UL, C-UL, VDE

* Método de montaje

14

62 Nota. Significado de los simbolos T Terminales a PCB Lg :Enchufable: fill, Montaje superior; i Montaje superior con terminales a PCB; [[] Montaje superficia



AQ-C

Opto-Transistor

Opto-Triac

Opto-Transistor

Paso por cero

Sin paso por cero

Entrada AC Entrada DC 1 A (Salida AC) 1 A (Salida DC)
* Modelo y
dimensiones 20~ /s\“}
N e
B
mm pulg
75a125V
Tension | AC - - 752250 V -
de carga
DC 4a32V 4a32V — — 3a60Vv
BOA] -
DOA]- -
1) R R e R e e R
Salida| Corriente 84
maxima 5A
nominal
BA]- e
DAL e
1A 1A 1A
AL 25mA T 25mA T ’—‘ """"""" ’—‘ """"""" ’—‘ """"
ﬁ,‘;’;';“;ﬁ'de 5pA 1,1 mA 0,1 mA
Pico de
corriente max. - - 20A 1.5A
Tension de 4a 9.6 21,6 4a 96 21,6 4a 96 216
80a250VAC 3a32VvDC a a a a a a
entrada 6V |144v|264V| 6V [144V|264V| 6V |144V|264V
Impedancia de
Entradal entrada (aprox.) — — 0,3kQ|0,8kQ[1,8kQ|0,3kQ[0,8kQ|1,8kQ|430kQ|1,2kQ|2,8kQ
Tension de
activacién, max. 80 VAC 3vDC 4V |96V |216V| 4V |96V |216V| 4V |96V |216V
Tension de
caida, min. 10 VAC 1vDC 05V |12V |24V |05V |12V |24V 08V
* Tiempo max. 1/2 ciclo de la onda
de operacion 20ms 5ms senoidal de tension +1 ms 1ms 0.5ms
* Tiempo max. . . L.
b CrrE e 20 ms 5ms 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms 1ms
* Tensioén de ruptura 2.500 VAC 2.500 VAC
* Temperatura ambiente —30°C a +80°C —22°F a +176°F —30°C a +80°C —22°F a +176°F
« Circuito snubber
integrado - - ® ® -
* Resistencia de _ _ _ o o
162 762

» Diagrama de
terminales

mm pulo

rm‘wsﬁrv ELL

‘*1 0, nsﬁrv.sz‘l

rm«s

‘710.15*

1k T

] JRERYT

1k T

| JZERTT

!

J
i

762

' TR
1 Lisges

* Homologaciones

UL, CSA, *TUV

UL, CSA, *TUV

* Método de montaje

T

r

Nota. Significado de los simbolos ' Terminales a PCB U :Enchufable §il Montaje superior; i Montaje superior con terminales a PCB; [] Montaje superficial

* Para recibir mas informacion sobre la normativa TOV consultenos.



Relés de Estado Solido

AQ1

Opto-Transistor

Paso por cero

1 A (Salida DC) 2 A (Salida DC) 2A,3A 5A,10A
10
33
* Modelo y o o - P
dimensiones 33 33 o /‘>f 2 .
< < ) 7
2 = i
A4 A 3325 -_;
< Tz a
mm
V2 AC — — 75a250V
Tensién
de carga
DC 10a200V 3a60V — —
B0 AL - b
e ) A S (isipador)
10A 10A
Salida| Corriente  BA[ “« < Tt e
maxima 37 [ R SO S S
nominal
BAL- kS e
Y R e e R e SRR FEEE Y SR R EETREE SRR PR
L R ] EEEEEEERE] SRS EEEEPREERE SR EEFEEEE) SRR CEEEEE) S B EEEEE AR SR
Corriente de
fuga max.
Pico de
corriente max. 5A(1seg.) 80 A 100 A
I::‘:::de 3a28VDC 3a28VDC | 4a32VDC | 3a28VDC | 4a32VDC
Impedancia de 16KkQ 16KQ 16ka
Entrada| entrada (aprox.) ’ ) — ) —
Tension de
activacion, max. 3V 3V — 3V —
Tension de
caida, min. 0,8V 0,8V 1,0V 08V 1,0V
: :lee;nppec;arg%xl; 0,5ms 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms
: I::(';‘le’:;g!‘i?l);-cién 2ms 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms
.. 4 000 v(emre la entrada 1500 V(emre \;z entrada 4000 V(enlre \Iz entrada
« Tensién de ruptura 3.000 V AC 3.000 VAC ‘2‘500 V?j‘r}:}c‘{?ﬁﬂﬁ 13,000 V?E\":{E%é‘&iﬂiy 2500 V?&EE?ZLT;%
* Temperatura ambiente -30°C a +80°C -30°C a +80°C
« Circuito snubber
integrado - - [ ] [ )
* Resistencia de _ _ _ —
412dia. Estrecho
T 254
%:??%m 41208
o Estrecho . Estrecho 762 o 508 ; > 254 — Yo
+ Diagrama de \ B \ 54 [ 24 | B - o
terminales g ~mﬁ§m g ATﬁm% < @
‘ ‘ ‘ : m‘we _ 12“7 —% & @
! |
mm /1208
« Homologaciones UL, CSA, *TUV UL, CSA,*TUV]  VDE UL, CSA,*TUV]  VDE

* Método de montaje

L4

r

64

* Para recibir mas informacion sobre la normativa TUV constltenos.

Nota. Significado de los sl’mbolost Terminales a PCB Lg :Enchufable; Sl Montaje superior; ,ﬁ, Montaje superior con terminales a PCB; [_] Montaje superficial



AQ8

Opto-Triac
Paso por cero Sin paso por cero
2A 3A 2A 3A
* Modelo y . 9 max oo o méx
dimensiones s 43 max s 43 max ‘
45 max. /L e /‘13, a5max. L - By
2 ma o4 32 ; N4 3
‘ [max max. — /lma)f méx.
|
[ |
|
mm pulg
75a125V
Tension L 75a250V
de carga
DC — —
ADA]- - - -l
DO A]- - -l
1L B S e e B
Salida| Corriente 84
maxima s5al--
nominal
3A
2A
L B e ] R St EEEPEEEEEE FEEEREEERE S ) PR S R

Corriente de

fuga max. 5 mA 5mA
Pico de
corriente max. 30A 80 A 30A 80 A
Tension de 5V 12V 24V 5V 122V 24V 5V 12V 24V 5V 12V 24V
entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Impedancia de 0,18 0,55 1,4 0,18 0,55 1,4 0,3 0,8 1,8 0,3 0,8 1,8
Entrada| €ntrada (aprox.) kQ kQ kQ kQ kQ kQ kQ kQ kQ kQ kQ kQ
Tension de
activacién, max. 4V 9,6V 216V 4V 9,6V 216V 4V 9,6V 216V 4V 9,6V 216V
Tension de
caida, min. 05V 12V 24V 05V 1,2V 24V 05V 12V 24V 05V 12V 24V
: :Iee:ppet:arg;xl; 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms 1ms
: ItlaecTeZZ:t]i?l);cién 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms
* Tensioén de ruptura 3.000 VAC

* Temperatura ambiente

—30°C a +80°C —22°F a +176°F

« Circuito snubber
integrado

* Resistencia de

» Diagrama de
terminales

mm pulg

Distancia entre terminales de entrada
5,08mm 1
412 dia
2794
s J3 2 b
[_127_] 10.16]
508

Distancia entre terminales de entrada
7,62mm 300pulg

412 dia
i

Distancia entre terminales de entrada
X ]
408 dia
\ 27,94
s Js 2 b
[_127_] 10.16]
508

Distancia entre terminales de entrada
7,62mm 300pulg

408 dia.

i

30,48,

1

7_L046

Distancia entre terminales de entrada
5, 0pu
#1200
27.94

la Js 2 bt
[_127_] 1016
508

Distancia entre terminales de entrada
7,62mm ,300pu

4412 dia

Distancia entre terminales de entrada
5,08mm lg
408 dia
2794
s J3 2 b
127_J 10416
508 4
Distancia entre terminales de entrada
7,62mm ,300pulg

408 dia
3048,

la
127

* Homologaciones

UL, CSA, *TUV

* Método de montaje

T

Nota. Significado de los sw’mboloer Terminales a PCB U :Enchufable §il, Wontaje superior; ,ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [Z] Montaje superficial

* Para recibir mas informacién sobre la normativa TOV consultenos.
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Relés de Estado Solido

AQ-F AQ-N
Opto-Triac Opto-Triac
Paso por cero = Paso por cero/Sin paso por cero
2 3A 2A 3A
(Salida AC) | (Salida AC) | (Salida DC) ‘ (salidapc) | 10A ‘ e ‘ Al 230 ‘ Sl
* Modelo y ” " @
dimensiones é”» 27 (2“,\ -~ PN ‘/&45
vl
y 352 X = 2
35,2 l if
1 1
mm
= AC 75a250V — — 75a250V
Tensién
de carga
DC — — 3a60V —
(Disipador) —
(Disipador) (Disipador) 40A
B e e e Bispadony | A |
Py N N S R R Osador) . 2R e
P0A]- 10A Lo ]
Salida| Corriente  8A| =~ " Tt T S
maxima =37 [ A (O s N S St R I IS
nominal 3A 3A
Y R A LR R SE- AUt B PRSP I PR EEREEEY T I PR AR I PR B N SR
2A 2A
2A]- -l by e e e e b R
17X B R B I SRS RN I PR O SRR PR B F SRR B TR PR I R T AR R e B B
Corriente de
fuga max. 5mA 1mA 10 mA
Pico de
corriente max. 80 A 5A 6A 100 A ‘ 150 A ‘ 200 A ‘ 250 A ‘ 400 A
Tension de
CRIEEE 3a28V 4a32V
jonecancialde 1,6 kQ Corriente de entrada max. 20 mA
Entradal entrada (aprox.) 5 orriente de entrada max. m.
Tension de
activacion, max. 3v 4v
Tension de
caida, min. 08V v
* Tiempo max. 1/2 ciclo de la onda : i i6
de operacion senoidal de tension +1 ms 0,5ms 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms
SULITD m_éx. 8 1/2 ciclo de a onda 2ms 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms
de desactivacion senoidal de tension +1 ms

4.000 V AC entre la entrada y la salida/

O VEEHE G i 2.000V AC 2.500 V AC entre la entrada y el encapsulado
* Temperatura ambiente -30°C a +80°C —20°C a +80°C
* Circuito snubber . . . .
integrado [ ) [ J — — @ * Varistor integrado (opcional)
* Resistencia de _ o _ _ Y
aislamiento
sy
* Diagrama de : ST
terminales 406 f— 478500 —
- Tass 243 i
Tox -
s
mm
« Homologaciones UL, CSA UL, C-UL, TUV

* Método de montaje

2]

66

Nota. Significado de los simbolos I Terminales a PCB [ :Enchufable Jill Montaje superior; jifi Montaje superior con terminales a PCB; ] Montaje superficial



AQ-J

Opto-Triac

Paso por cero

10 A 15 A ‘ 25A
* Modelo y @
dimensiones 38 Q
/ . iﬂ
Terminal de entrada: Faston #110
mm pulc Terminal de salida: Faston #250
oulg
Nz AC 75a264V 75a264V 75a264V
Tensién
de carga
DC — — —
wond | P@spadon P @isipadon)
oAl Sspador) | sa = B
10A
1) R e T B e R SR P R
Salida| Corriente  8A| "~~~ o rrpmoome gt
maxima sl
nominal
BAL- - b
FY - R e B et R e B IR Pt PR
L R L L] S ] SRR S R
Corriente de
fuga max. 5mA 5mA 5mA
Pico de
corriente max. 100 A 150 A 250 A
Jlensionice 4a6V | 10a18V | 18a28V | 4a6V | 10a18V | 18a28V | 4a6V | 10a18V | 18228V
entrada
Impedancia de
Entradal entrada (aprox.) 260 Q 800 Q 1,6 kQ 260 Q 800 Q 1.6 kQ 260 Q 800 Q 1,6 kQ
Tension de
activacién, max. 5VDC 12V DC 24V DC 5V DC 12VvDC 24V DC 5VDC 12V DC 24V DC
Tension de 1V 1V 1V

caida, min.

* Tiempo max.
de operacion

1/2 ciclo de la onda senoidal
de tension +1 ms

1/2 ciclo de la onda senoidal
de tension +1 ms

1/2 ciclo de la onda senoidal
de tension +1 ms

* Tiempo max.
de desactivacion

1/2 ciclo de la onda senoidal
de tension +1 ms

1/2 ciclo de la onda senoidal
de tensioén +1 ms

1/2 ciclo de la onda senoidal
de tension +1 ms

* Tension de ruptura

3.000 Vrms entre la entrada y la salida
2.500 Vrms entre la entrada y el encapsulado

3.000 Vrms entre la entrada y la salida
2.500 Vrms entre la entrada y el encapsulado

3.000 Vrms entre la entrada y la salida
2.500 Vrms entre la entrada y el encapsulado

* Temperatura ambiente

-30°C a +80°C —22°F a +176°F

-30°C a +80°C —22°F a +176°F

—30°C a +80°C —22°F a +176°F

« Circuito snubber
integrado

* Resistencia de

« Diagrama de
terminales

mm pulg

* Homologaciones

uL, C-UL, TUV

UL, C-UL, TOV

uL, C-UL, TUV

* Método de montaje

Nota. Significado de los sw’mboloer Terminales a PCB U :Enchufable jiil, Montaje superior; # Montaje superior con terminales a PCB; [] Montaje superficial
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*1 Al montarlo con un disipador de calor de 100 x 100 x t1,6 (mm) de hierro. *2 Al montarlo con un disipador de calor de 200 x 200 x t2 (mm) de hierro.
*3 Al montarlo con un disipador estandar.



Relés de Estado Solido

AQ-R
Opto-Triac
Paso por cero
10 A ‘ 15 A ‘ 20A 30A 40 A
* Modelo y
AlEiEsies 59 N\ A g 59/\ Al 448 59 />\ A asg
N fd ;(15 < ﬁﬂ < 5}17
mm
75a125V
Tensién AC 752250 V 75a250V
de carga
DC — — — —
- (Disipador)
wonl (Disipador) | . Oisipador) | ORI RO wA
20p] ... @sipador) | 15A 20A
10A]- - 10A
Salida| Corriente  8A| "~ | T T T e
maxima P57y AP sl SR RN A DR S S, R ) N A AR
nominal
Y B e B ] A e B e B e i S PR CE e R
Y R e B e A e B e B e ) e R L e TR
L R B R T S D A S e AR e R SRR EEE e IR
g:;r:snnét:de 5mA 5mA 5 mA 5mA
Pico de
corriente max. 100 A 150 A 120 A 300 A 400 A
Tension de 4a |10a|18a| 4a |10a|18a| 4a | 10a | 18a
entrada 6V |18V |28V |6V |18V |28V | 6V |18V |28V 4abv 10a18v 18a28Vv
Impedancia de 0,26 | 0,86 | 1,36 | 0,26 | 0,86 | 1,36 | 0,26 | 0,86 | 1,36
Entrada| entrada (aprox.) kQ kQ kQ kQ kQ kQ kQ kQ kQ 026 kQ 0,86 kQ 1,36 kQ
Tension de
activacién, max. 4V |10V |18V | 4V |10V |18V | 4V [10V |18V 4V 10V 18V
Tension de
caida, min. v v
: ;;e;"p'r:arg;xl; 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms
: I;ecr::az‘;::i?;:ién 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms 1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms
* Tension de ruptura 1.500 V AC/4.000 V AC 1.500 V AC
* Temperatura ambiente —20°C a +80°C —20°C a +80°C
« Circuito snubber
integrado L4 ° ° °
* Resistencia de _ _ o o
aislamiento
* Diagrama de
terminales 4701 _a7es01 4Tt 4701
2434 2434, 243dn 2434
mm
« Homologaciones UL, CSA, TUV UL, C-UL
* Método de montaje — —

68 Nota. Significado de los simbolos I Terminales a PCB; ‘[ :Enchufable: Jill, Wontaje superior; §il Montaje superior con terminales a PCB; [C] Montaje supericial



AQ-K

Opto-Triac

Paso por cero

15A 25A
* Modelo y
dimensiones
mm pulg
> AC 75a250V 75a250V
Tensién
de carga
DC — —
BO AL - - L
25A
20A]- - L R R e S
1 R e R e B
Salida| Corriente  8A[ "~~~ oo
maxima salo oo
nominal
BA- e el
DAL e
L R e T e e R
Corriente de 9mA 9mA
fuga max. (200 V) (200 V)
Pico de
corriente max. 150 A 250A
Tension de
entrada 4,5a30V 45a30V
Impedancia de
Entrada| entrada (aprox.) - -
Tension de
activacion, max. 45V 45V
Tension de 1V 1V

caida, min.

* Tiempo max.
de operacion

1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms

1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms

* Tiempo max.
de desactivacion

1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms

1/2 ciclo de la onda senoidal de tension +1 ms

* Tension de ruptura

2.500 V AC/4.000 VAC

2.500 V AC/4.000 VAC

* Temperatura ambiente

-30°C a+80°C —22°F a +176°F

—30°C a +80°C —22°F a +176°F

« Circuito snubber
integrado

* Resistencia de

« Diagrama de
terminales

mm pulg

Horificio de montaje a carril DIN de 35mm 1,378pulg u
horificios de 2-4,6mm dia. 2-,181 dia. o M4.

e
i —

Horificio de montaje a carril DIN de 35mm 1,378pulg u
horificios de 2-4,6mm dia. 2-,181 dia. o M4.

sl
iy —

* Homologaciones

UL, C-UL, *TUV

* Método de montaje

Nota. Significado de los sw’mboloer Terminales a PCB Lg :Enchufable ﬂ. Montaje superior; .ﬂ Montaje superior con terminales a PCB; [] Montaje superficial

* Para recibir mas informacion sobre la normativa TOV consultenos.
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Relés de Estado Solido

Relés I/O

Opto-Transistor

Paso por cero

Médulos entrada AC

Médulos entrada DC

Médulos salida AC

Médulos salida DC

« Modelo y 10 3
dimensiones f'\ —— }(\ -—
205 \/ 205 x
L L
mm pulg
75a125V
Tereem |28 - - 752250 V -
de carga 5e 4a15Vv 3a60V
10a32V - 10a 200V
QDAL - - b
DO AL - - b
AOA]- - - - - o
Salida| Corriente 84
maxima 5A
nominal
B ek
oAl 2A 2A
A 1A .
15 mA 15 mA
Corriente de
fuga max. 100 pA 5mA 1mA
Pico de
corriente max. - - 30A SA(1s)
Tension de 80 a 160 a
ek 140V AC 280V AC 3a32VDC 3/15, 4/15, 10/32, V DC
Impedancia de
Entrada| entrada (aprox.) - - - 1.6,1.7.56 kQ
Tension de
activacién, max. 80 VAC 160 VAC 3V 3V@4V)
Tension de
caida, min. 10VAC 20V AC 08V 0,8V
* Tiempo max. 1/2 ciclo de la onda senoidal
de operacién L 5ms de tension +1 ms 0.5ms
* Tiempo max. 1/2 ciclo de la onda senoidal
de desactivacion 20 ms 2ms de tensién +1 ms 2ms
* Tension de ruptura 4.000 VAC 4.000 VAC
* Temperatura ambiente —30°C a +80°C —22°F a +176°F —30°C a +80°C —22°F a +176°F
« Circuito snubber _ _ ) —
integrado
* Resistencia de
aislamiento i o o o
5124 51208 41248 41248
. Diagrama de A} 33,02 A} 33,02 A} - 27,94 A} 2‘7 94
terminales M - - S % :‘?wma?_%
o8 50508 o8 508508 o 50 [0 508
mm pulg

* Homologaciones

UL, CSA

UL, CSA

* Método de montaje

1

70

Nota. Significado de los simbolos I Terminales a PCB; ‘] :Enchufable: il Montaje superior; Jffls Montaje superior con terminales a PCB; (] Montaje superficial



Interfaces a Relé Miniatura

Interfaz a Relé Miniatura

* Serie o =
Interfaz a Relé RT-3 | Interfaz a Relé RT-3 :
R ) (Relé PA) Terminal de 4 puntos
* Modelo y dimensiones
mm pulg
« Equipado con relé « Equipado con relés de « Posibilidad de seleccionar un relé de acuerdo con
PhotoMOS de potencia potencia PA de alta la carga
 Caracteristicas « Disponible para relés sensibilidad « Posibilidad de instalar relés PhotoMOS de potencia
PhotoMOS con 1 contacto y relés PA
normalmente cerrado
* Puntos de E/S 4 puntos 4 puntos 4 puntos
. s copacan
Tension AQZ204: fofjfcsicental 3A 250V AC, 3A 30V DC
recomendada| ' 4 500y DC @t K] (ca_rgtq )
’ resistiva)
0a125VAC | decontrol | 3A 250V AC
. carga 3A 30V DC
- . 9'8(25(()% (resigtiva) AQZ102D: 1,8A, AQZ202D: 1,35A
© idad de ion . AQZ105D: 1,15A, AQZ205D: 0,9A
T R £ R e
valor de pico) % Q :0,3A, AQ s
2
2o
: : < |Picode |AQZ102D:9A, AQZ202D: 9A
Ricolds AQZ102: 9A | Capacidad | corriente | AQZ105D: 6A, AQZ205D: 6A
corriente  |AQz204: 1,54 |min-de | 100mV100A | | (fooms | AQZ107D: 3A, AQZ207D: 3A
({lmsiidispaio) EEMTHEEL ‘disparo) | AQZ104D: 1,5A, AQZ204D: 1,5A
Relé PA 2% 10"
Mecénica — 2x10"
PhotoMOS —
* Vida A
3A 250V AC: 3 x 10* Relé PA 3A 250V AC, 3A 30V DC: 3 x 10
Eléctrica _ 3A30VDC :3x10' 2A 250V AC, 2A 30V DC: 10
carga resistiva] 2A 250V AC: 10
(carga resistiva) 2A 30V DC :10° PhotoMOS —
« Tension de entrada 12,24V DC 12,24V DC 12,24V DC
5?::;3;;""3(’3 2.000Vrms durante 1 min. 2.000Vrms durante 1 min. 2.000Vrms durante 1 min.
Entre diferentes . . .
(T RS 1.500Vrms durante 1 min. 1.500Vrms durante 1 min. 1.500Vrms durante 1 min.
* Tension E
de o 1.000V
ruptura AQZ102: 7]
Tensién 0V (DC) &
Entre los contactos max. en la AQZ204: 1.000Vrms durante 1 min. (7]
- 400V (DC, AC O |AQz102D: 60V (DC) AQZ202D: 60V (AC/DC)
carga valor de pico) = |AQZ105D: 100V (DC) AQZ205D: 100V (AC/DC)
% |AQZ107D: 200V (DC) AQZ207D: 200V (AC/DC)
£ | AQZ104D: 400V (DC) AQZ204D: 400V (AC/DC)
—20°C a +55°C —20°C a +55°C —20°C a +55°C
© R —4°F a +131°F —4°F a +131°F —4°F a +131°F
30 Horificios para tornillo 2-M4,3 o M4
« Diagrama de terminales 118
mm pulg
* Homologaciones UL, C-UL UL, C-UL ‘ UL, C-UL
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Panasonic

ideas for life

Resumen

Microrruptores




* Nuevo micro silencioso
con contacto deslizante.

aplicaciones por su alto
recorrido de activacion.

* Proteccion IP67

Automocion

Micro Serie Turquesa de largo recorrido

Tipo J (Largo recorrido)

- Linea completa de los

tiposU,J,S,VyL

Serie FU (AV4)

7.5 > 25
SI\‘/' -
AN

Serie CS (AV6)
Embolo

P
101\‘/
N
74

Pl

agricola

Tipo J (ABJ)

Aire
acondicionado

Serie FJ (AH1)

128 o

e,st”

Serie QV (AMS5)

27,8 "N

Puevod

s

Horno
microondas

Serie PS (AV3M)

1.1

241

< | €

Maquinaria

Micros Serie Turquesa

/A

VAR

/A

Frigorificos

Tipo V (ABV)

Radiadores

Serie FS/FS-T (AV3/AVM3/AVT3/AVL3)

' 111

L

1.1

/7



Tinos
de baja
corriente

(Unidades: mm)

Micros de puerta para equipos de oficina

* Cumplen con los estandares de seguridad. %
| SerieGX(AGX)  SerieGW(AVI) ) |~
Para un circuito Para un circuito ——
Equipos de
oficina
ros e deteccion P1s)
« Contribuye a la deteccion de actos
vandalicos sobre las manuinas.
Serie SW (AHF2)
Contiene un fotosensor A Radiadores

9,3

S~

75



Tipo

T UR QUE S A S

Tipo J (Largorecorride) | Tipo J (ABJ) | Tipo S (ABS) |

128

6«-5< i
B

Tipo V (ABV)

Familia

ASQ

ABJ

ABS

ABV1

Caracteristicas

@ Tamario compacto y
largo recorrido de
activacion

® P67

@ Silencioso

@ Ultraminiatura
(12.8x6x6.5mm)

@ Tecnologia de moldeo
de doble elastomero y
estampacion con
tecnologia ultrasénica
para unificar el sellado
en produccién de
grandes cantidades

@ Resistencia al medio
ambiente

@ Subminiatura
(19.8x6.4x11.1mm)

@ Tecnologia de moldeo
de doble elastomero y
estampacioén con
tecnologia ultrasénica
para unificar el sellado
en produccion de
grandes cantidades

@ Resistencia al medio
ambiente

@ Miniatura
(33x10.3x15.9mm)

@ Tecnologia de moldeo
de doble elastomero y
estampacién con
tecnologia ultrasénica
para unificar el sellado
en produccion de
grandes cantidades

@ Resistencia al medio
ambiente

F.O. con émbolo
(gf, max)

1,5N (émbolo)
1,7N (palanca)
1,5N (roldana simulada)

1,23N
1,96N
2,45N (modelo de
largo recorrido)

0,98N
1,47N

0,98N
1,96N

Oro en ambos lados del

Contacto aleacion de

Contacto aleacion de

Contacto aleacion de

contacto deslizante plata plata plata
F.0.1,96 N
2A 125VAC
2asvoe 2A125VAC 5A 250VAC
1.A 1l25VAC 2A 250VAC (F.O min. 1,96N)
1A 30VDC 2A 30VDC 3A 250VAC
Max. poder de corte F.O.2,45N 0,4A125VDC (F.O.0,98N)
(carga resistiva) 1A 125VAC
100mA 30VDC 1A 30VDC
Cont. con revestimiento | Cont.con revestimiento Cont.con revestimiento
de oro de oro(triple/doble capa) de oro
3A 250VAC
0,1A 125 VAC 8'12;§3xﬁg (F.O. min. 1,96N)
0,1A30VDC 0 1A 30VDC 1A 250VAC
' (F.0. 0,98N)
Poder de corte de modelos de 5mA 6VDC 5mA 6VDC 5mA 6VDC
alta sensibilidad 1mA 5VDC 2mA 12VDC 2mA 12VDC 2mA 12VDC
(carga resistiva) 1mA 24VDC 1mA 24VDC 1mA 24VDC
. 2x10° 2x10° 3x10* 10° 5x10* 2x10° 10° 10°
Vida . Eléctrica (Carga (Alta (Contacto  (Contacto | (Contacto  (Contacto (Carga (Alta
(minimo n° de nominal)  sensibilidad)| aleacion plata) rev. Oro) | aleacion plata) rev. Oro) nominal)  sensibilidad)
operaciones)
Mecanica - 1x10° 5x10° 5x10°
Faston ®.110 ®.187
Soldable ° [ [ °
Terminal Tornillo
PCB ° ° °
Cable ° o ° ®(IP67)
Conector
(Estandar) (Estandar) (Estandar)
Material Revestimiento de or Aleacioén plata Aleacion plata Aleacion plata
del contacto evestimiento de oro (Alta sensibilidad) (Alta sensibilidad) (Alta sensibilidad)

Revestimiento oro

Revestimiento oro

Revestimiento oro

UL, CSA, VDE, SEMKO

UL/CSA

UL/CSA/VDE/SEMKO

UL/CSA/VDE/SEMKO
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Tipo

BASICOS

NZ (AM1)

MINIATURA
QV (AM5)

Familia

AM1

AMS5

Caracteristicas

@ Amplio rango para gran variedad
de aplicaciones

@ Diserio seguro resistente a
golpes

@ Alta resistencia a picos de
corriente

@ Rango disponible de 0,1A a 21A

F.O. con émbolo
(gf, max)

0,69N a 5,30N

0,49N a 3,92N

Max. poder de corte

15A 125VAC,250 6 480 VAC
1/8HP 125VAC

Contacto aleacion de plata

21A 250VAC
16A 250VAC
11A 250VAC
6A 250 VAC

(carga resistiva) 11/?21':1255(\)/\9&:
1/4A 250VDC
Cont. con revestimiento
de oro
0,1A 250 VAC
Poder de corte de modelos de 5mA6VDC
alta sensibilidad - 2mA 12VDC
(carga resistiva) 1mA 24VDC
. 10°(Carga nominal)

Vida et 1l 5 P

Eléctrica 5x 10
(minimo n° de 2 x 10°(Alta sensibilidad)
operaci )

Mecanica 2x107 107

Faston ® .187 .250

Sanl ° °

Terminal Tornillo (]

PCB

Cable

Conector

(Estandar)

Material Aleacion plata Aleacion plata
del contacto (Alta sensibilidad)

Revestimiento oro

UL, CSA, VDE, SEMKO

UL/CSA

UL/CSA/VDE/SEMKO

7



Tipo

S U

Tipo FS/FST
(AV3/AVM3/AVT3/AVL3)

Tipo FS (AV3)
(Separacion entre contactos >1),

N

I AT UR A

Tipo PS (AV3M)

19:

18
{,,.-—ﬂ
11
(g

Tipo CS (AV6)

Familia

AV3/AVT3/AVM3/AVL3

AV3

AVM3

AV6

Caracteristicas

@ Alta calidad y precision
gracias a un sofisticado
sistema de fabricacion

@ Disponibles modelos de
alta sensibilidad

@ Disponible modelos de
larga vida

@ Separacion entre
contactos >1mm

@ Micro deteccion
apertura de puertas
para equipos de
ofimatica

@ Microinterruptor de alta
capacidad

@ Terminales en linea
para facilitar la
soldadura

@ Usando un conector se
mejora significativamente
la efectividad de la
operacion

@ La fiabilidad del
contacto se consigue
manteniéndolo libre de
polvo y con una doble
capa de oro

F.O. con émbolo
(gf, max)

(Estandar) 0,25N
(Revest. oro) 0,49N, 0,98N
(Version larga vida) 1,47N

147N

1,47N

0,50N
1,50N

Max. poder de corte
(carga resistiva)

Estandar
3A 250VAC
3A30VDC
0,4A 125VDC
Version larga vida
5A 250VAC
5A 30VDC
0,4A 125VDC
aleacion oro
0,1A 250VAC
Triple capa
0,1A30 VDC

3A 30VAC

10.1A 250VAC

0.1A30VDC

Poder de corte de modelos
de alta sensibilidad
(carga resistiva)

1a100mA, 5 a 30VDC
(Doble capa)

1a100mA,5 a 250VAC
(Triple capa)

Vida Eléctrica

n° de

5x10°

5x10°

2x10°

operaciones)

Mecanica

5x10°
3 x 107(version larga vida)

5x10°

3x107

5x10°

Faston

®.110

® 110

Soldable

Terminal Tornillo

PCB

Cable

Conector

Material
del contacto

(Estandar)
Aleacion plata
(Alta sensibilidad)
Doble capa, triple capa

Aleacion plata

Aleacion plata

Aleacion plata con
revestimiento de oro

UL, CSA, VDE, SEMKO

UL/CSA/VDE/SEMKO

UL/CSA/ITUV/SEMKO

UL/CSA/(VDE)/SEMKO

UL/CSAITUV
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Tipo

S UB M
Tipo FU (AV4) | Tipo GX (AGX)

Tipo FJ (AH1)

N

I AT UR A

Tipo GW (AV1)

DE
DETECCION
Tipo SW (AHF2)

128
65 E\{_\ 'I{ [l
14 Lﬁ" i .I
Familia AH1 Av4 AGX AV1 AHF2
Caracteristicas @ Ultraminiatura @ Tamario @Montaje a panel @ Doble muelle para | ® Photosensor en el
(12.8x6x6.5mm/ superminiatura @®14mm de asegurar el interior
127x6x6mm) (7,5%2,5x5mm) profundidad funcionamiento @ El tipo de contacto

@ Resistente al flux

@ Terminal para

@Separacion de

@ Distancia de

es equivalente a

@ Terminal plano soldar con contactos mayor aislamiento 8 mm un contacto
agujeros de de 4mm @ Montaje a panel, normalmente
montaje modelos con 2 cerrado

@disponible contacto NO y 3
Vida mecanica contactos NO
3x10°
(Estandar)
1a: 3,92N 1a: 4,90N
. 2a: 3,92N 1b: 2,94N Angulo de
F.O. bol ”
me Py 0,98N 3a: 5,.88N 1atb: 5,88N operacion:
b ’ (Alta capacidad) 2a:7,85N 25 a 60 grados
1a: 4,90N 3a: 9,81N
2 a-3a:5,88N
F.O.1,47N .
! Estand
3A 125VAC ((Estandan) Phototransistor,
Max. poder de corte 2A 30VDC (Alt.a capacidad) 16A 380VDC ver catalogo
(carga resistiva) F.0.0,74 N completo
16A 250VAC P
1A 125VAC Contacto plata
1A 30VDC 0,5A 30VDC
Contacto oro
0,1A30VDC
Cont. con
Poder de corte de modelos revestimiento de oro
de alta sensibilidad 5mA6VDC - - -
(carga resistiva) 2mA 12VDC
1mA 24VDC
Vida Eléctrica 3x10* 2x10° 10° 5x10* 10°
o (Contacto oro: 2 x 10°)
(minimo n° de
operaciones) . F.O.0,74 N 10° | . . |
Mecanica F.O. 147N 5x10° 3x 10 10 10 10
Faston ®.250 ©.250
Saldanl Py Py
Terminal omilio
PCB [ [ °
Cable
Conector
(Estandar) (Estandar)
Material Aleacion plata Aleacion plata i i i
del contacto (Alta sensibilidad) | (Alta sensibilidad) | /I€a%ion Plata Aleacion plata Aleacién plata

Revestimiento oro

Revestimiento oro

UL, CSA, VDE, SEMKO

UL/CSA

UL/CSA/VDE/
TUV/SEMKO

UL/CSA/VDE/
TUV/SEMKO
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Panasonic

ideas for life

Sensores Integrados Miniatura






ico de seleccion de sensores

Aceleracion

Sensor

e
Aceleracion

Sensores
de

Luminosidad

Sensores
de

Movimiento

Sensores
de
Presion

ralamejora del confort,Ia seguridad y el ahorro de energia

Fabricado contecnologia MEMS, este sensor de aceleracion es ideal para automovily dispositives IIIWIIBS

Y
A AR

A

Producto

Rango de deteccién

Caracteristicas

PIMITES

1 eje GS1

N~

L]
+2g °

Alta sensibilidad y precision

Alta fiabilidad: Deteccién de errores debido
a las fluctuaciones de temperatura reducidos
al minimo

Tamario compacto: 6,2 x 8,5 x 1,6 mm (H)

Producto

Sensibilidad maxima

Caractenstlcas

Light Sensor

NaPiCa &

Sensores de Luminosidad

580nm

Sin cadmio
Filtro 6ptico integrado para conseguir una
respuesta espectral similar a la del ojo humano

o & @ Foto corriente proporcional a la iluminacion
detectada (salida lineal)
Chip SMD Insercion 74
Producto Método de deteccion Tipo Caracteristicas h
Sensor de Movimiento MP Modelo | Lentenegra | e El més pequefio del mundo con
. oy :
Detecta el calor estandar amplificador integrado .
o NaPiOn (rayos infrarrojos) Lente blanca | ¢ Detecta incluso movimientos minimos de
B del cuerpo humano Modelo alta una persona
o y otros opbjetos. ibili Lente negra | o Disponible con salida digital y analogica
Q| (con ajuste de sensibilidad)
o Lente blanca
3| , Sensor Modelo : .
2| Modelo estandar  Modelo alta focalizado ! eldeal dispositi bateri i
= o H leal para dispositivos a baterias H
i H " ° H
.g sensibiidad o oedia :  gracias a su bajo consumo (46 pA) H
c ! J
o3 ... |Modelo Lente blanca *Sdlo para salida digital.
] * |largo
SleenED Lente negra
a"l"c:‘r‘fb'e“('%g’:; Modelo focalizado (10m) |} ente blanca
Sensor de Movimiento MA oEl sensor esta preparado para func!qnar
Bl X nada més conectarlo a la alimentacién
etecta la presencia  |Con ' ’ de DC.
[} de objetos mediante | gircuito Désetta:c(ziaége ® Se puede utilizar con diferentes tensiones:
g la recepcion del haz | oscilador | 55 pogem | 1) 5V DC
5 (emitido por el propio |integrado 2) Rango de 6,5 a 27V DC)
c Carla alcance Medle alcance gensoplisieiadoleplel
S objeto.
3
[}
% Y ® Estos sensores se pueden montar en
3 q A osiciones adyacentes y ahorrar energia.
© Con Distancia de 4 i A p .
a ﬂ disparador | _deteccion o 18)95;:;1%% utilizar con diferentes tensiones:
Sensor exdemo | 5a200em | 5) Rango de 6,5 a 27V DC)
Largo a\canoe Largo alcance
v
Producto Presion Tipo (*Sin cristal en la base) | Terminales | Altura entrada Caracteristicas )
Sensor de Presion Rango de presion
Opuesta al tubo
PS-A ) de presion
Aire £100°-100, 25, 50, 100,
200, 500, 1,000 *40 kPa 3mm | @ Compacto con amplificador y
circuito de compensacion de
o TRecictenc temperatura integrados
e Rango de presion P Opuestaaltubo
Sensor de Presion G o Ultraminiatura
49,147,343, 5mm
., Area de la base
49,0, *49,0, 98,1,
Aire  |196,1,3432, 4903,  SK? 7,2 (W) x 7,2 (D) mm
En la direccion al
833,6, 980,7 kPa t:b:d:e;::z:
*40, 98,1,
980,7 kPa e \{EII
e iON |Resis Opuesta al tubo
Sensor de Presion Rangoldslprssion L e ® Amplio rango de presiones
4,9,14,7,343,
" 49,0, *49,0, 98,1
e 1196,1,3432,4903, K2 | eniadiccoina -
833,6, 980,7 kPa EmEarE D
*40 kPa 3,3k iy y

83



Encendido/Apagado de luces exteriores
NaPiCa (Deteccion de luminosidad) 5’

Mejora de la visibilidad en televisores lﬂll yordenadores
NaPiCa (Deteccion de luminosidad)

Pantalla en estado  Luz tenue cuando l a

normal. se oscurece el
entorno.

Encendido/Apagado de Ia luz de entrada .
NaPiOn (Deteccion de movimiento) ‘ ,,0‘,. @

NaPiCa (Deteccion de luminosidad)

Luz apagada Luz tenue lluminacion al 100% Vuelta a luz

cuando hay cuando cuandoelsensor  tenue cuando el

luz. comienza a NaPiOndetectaa  individuo ha
oscurecer. unindividuo. desaparecido.

Encendido/Apagado de Ia

luz de garage

NaPiOn (Deteccion de movimiento)
NaPiCa (Deteccion de luminosidad) a’

[ -

Sistema de navegacion
NaPiCa (Deteccion de luminosidad)
Sensor de aceleracion de 1 eje
(Deteccion de inclinacion) &

S »

Sensor de aceleracion de 1 eje (Deteccion de inclinacion y aceleracion) ;

Deteccion de presencia —
Sensor de movimiento MA SN ‘B
(Deteccion de posicion)

NaPiOn .
(Deteccion de movimiento)
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" Encendido/Apagado de las Rire acondicionado pra—
luces en bicicletas -~ NaPiOn (Deteccion de movimiento) < ./ L
NaPiCa (Deteccion de luminosidad) .-~ [
s L
oo

Medicion de presion en tensiometros

M Sensor de presion
\

Deteccion de |llllli!lllsillal|
enradio relojes eléctricos
NaPiCa (Deteccion de luminosidad)

-~ e Se detiene al Cuando hay luz, el
o ,ﬂ; / oscurecer. radio reloj se pondra
’ en la hora correcta
/ por recepcion de las
ondas de radio

Apertura/Cierre de persianas
NaPiCa (Deteccion de luminosidad)

Camara de seguridad
NaPiOn (Deteccién de movimiento)

PDA (Retroiluminacion LCD)
Telefonia mévil (Luz del teclado)
NaPiCa (Deteccion de luminosidad)

Normalmente no Cuando oscurece,

es necesaria la se ilumina la luz
iluminacion del del teclado.
teclado.

Encendido/Apagado de la luz del pasillo
o < NaPiCa (Deteccion de luminosidad)
. 4 NaPiOn (Deteccion de movimiento)
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Nuestros sensores contribuyen al ahorro de

Ventilacion automatica /
NaPiOn (Deteccion de movimiento)

Deteccion de presencia Camas de aire
Sensor de movimiento MA Sensor de presion \
(Deteccion de posicion) . . (Deteccion de presion) !

Luces automaticasen .
salas paraconferencias .
NaPiOn (Deteccion de movimiento) ™.
NaPiCa (Deteccion de luminosidad)

Compensacion trapezoidal .
te proyectores LCD
Sensor de aceleracionde 1eje .
(Deteccion de inclinacion)

cajeros automaticos
Sensor de movimiento MA
(Deteccion de posicion)

Apertura/cierre automatico
te latapa del inodoro

Sensor de movimiento MA . ‘

(Deteccion de posicion)

Encendido/apagat
e grifos sin contacto

NaPiOn (Deteccién de movimiento) Sensor de movimiento MA
(Deteccion de posicion)

Sensor de movimiento MA
(Deteccion de posicion)

Encendido/apagado de farolas &
NaPiCa (Deteccion de luminosidad) o g

Expendedoras de tickets para parking
Sensor de movimiento MA (Deteccion de posicion) .




1 -ll d I I

Puertas automaticas

Jrmmmmmmm e oo Sensor de movimiento MA

Tensiometros (Deteccion de posicion)
. m Sensor de presion
] (Deteccion de presion)

Tornos automaticos

ﬂor de movimiento MA
(Deteccion de posicion)

—

Deteccion de movimiento
| en maguinas expendedoras
i de billetes
f Sensor de movimiento MA
(Deteccion de posicion)

Seguridad en aparcamientos
NaPiOn (Deteccion de movimiento)
NaPiCa (Deteccion de luminosidad)

Deteccion de movimiento

; ; en maquinas fotomaton
/ / NaPiOn (Deteccién de movimiento) Pantalla a color durante el dia. Al oscurecer la pantalla cambia a
/ /! vision nocturna.
/ ¢ lluminacion automatica en
------------------- : 2 ' mauuinas de vending
. NaPiCa (Deteccion de luminosidad)
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iResistencia a los golpes!

Resistencia mejorada a las deformaciones
y a los golpes por caidas

Se trata de una moldura curvada de alta precision que mejora las
caracteristicas del muelle para los contactos; es posible, gracias al
procesado de precision del metal, una de nuestras tecnologias mas
importantes.

Un requerimiento es la alta fiabilidad de los
contactos contra los golpes y vibraciones
que resultan inevitables cuando se utiliza
en dispositivos moviles.

m Simulacion

Hemos analizado que la forma ideal del
resorte seria llevar la caracteristica
optima de éste al contacto, y finalmente
moldearlo por precision.

jResistencia contra particulas extranas y flux!
Las mejoran la fiabilidad

de los contactos (resistencia a la entrada de particulas extrarias)

Gracias a la utilizacion de un filo para la parte en contacto,
se ha aumentado la presion del contacto. Ademas se ha
incrementado la capacidad para eliminar el flux y las
particulas extrafias antes de que aparezcan.

* 2 puntos en contacto * Contacto desde la superficie al borde
« Movimiento del contacto mejorado antes y después del paso por la
muesca en V + La combinaciéon de todo lo anterior mejora la
fiabilidad del contacto (resistencia de entrada de materiales
externos)

® Producto con
muesca en V

® Producto sin
muesca

m Ejemplo de polvo de plastico

adherido en la superficie del contacto

m Vista del contacto F4

Seccién del
conector macho

Seccién del
conector hembra

Mayor efectividad en la
eliminacion del flux y de
particulas extrafias, asi
como para evitar la
entrada de éstas.

Contacto doble

Muesca en V consigue
el mismo efecto que
el doble contacto.

Japon: Corea:

‘ Taiwan: China y Norte América:
Registro de patente Registro de patente Registro de patente pa;emg en curso. I
(Patente N° 3726836) (Patente N° 531938) (Patente N° 225323)




... Eficiente anti-escalado de soldadura
gracias a la barrera Ni.

Se deposita niquel en la parte media de los contactos del z6calo.
Este contacto, con un perfil bajo, previene el escalado de la soldadura.

« El control de la soldadura influye en el contacto y en el muelle del contacto.
« La soldadura permanece en los terminales y permite moldear una capa fina y estable.

m La porcién de H Incremento de la soldadura
barrera con Ni tras el reflow . .
Cu Ni Au Ejemplo sin barrera de Ni Ejemplo con barrera de Ni
\
<ry
Incremento
- de la pasta
Porcién en el area
. exp_uesta horizontal Parte
 eescessessescesst aNi . expuesta a Ni
. Limite
incremento
» soldadura
Seccién del conector macho Condiciones de la pasta de soldar:

Grosor de la capa metalica; 120mm; Proporcién 90% (valor recomendado de cantidad de soldadura 136%)
Condiciones de reflow:

(Condiciones de sin Pb) pico de 260°C,

Nz reflow (concentracién de nitrégeno 1000ppm)

...~ Resistencia a la corrosiéon mejorada gracias
al tratamiento de porosidad

=

Este tratamiento consiste en recubrir la superficie

de los pines con una capa muy fina para sellar el

bafio de oro. Panasonic ha desarrollado este

tratamiento de porosidad, que asegura la misma

fiabilidad en el contacto tanto para un bafio de oro

fino como para uno grueso.

« Mejora de la resistencia a la corrosion

» Mejora de la durabilidad de insercién/extraccion 0 1

« Mejora de la fiabilidad de contacto para sefales digitales Grosor del bafio de Au (um)
Relacion entre el grosor del bafio
de oro y el N° de huecos de pines
Muestra la relacion entre el grosor en el
bafio de Ni (1 ym) y el N° de huecos.

m Tecnologia de bafiado B Mejora de la resistencia a la corrosion

((;e;angleotg};:;i::ttsmlento de porosidad) Estado del contacto tras el test con diéxido de sulfuro

i Gases
de porosidad circundantes <Producto con tratamiento

Bario en Au | Huecos pines de porosidad>

Ne de huecos (pieza/mm?2)
2

<

2

<Producto convencional>

Corrosion
en los

huecos de
los pines.

Condiciones Concentracion SOz: 10+3ppm, Humedad: 90 a 95% RH 91
del test: Temperatura: 40+2°C, Tiempo: 145 horas



Placa-Placa
Placa-FPC

Placa-Placa
Placa-FPC

P35S F4 F4S P4
AXT1/AXT2 AXKTL | AXK8L AXT5 | AXT6 AXKT / AXK8
SMD SMD SMD SMD
0,35 0,4 0,4 04

Gran resistencia a
diferentes condiciones
ambientales.

Permite el rotado

de pistas bajo el
conector.

Contactos tipo fuelle
con muesca en Vy

Gran resistencia a
diferentes condiciones
ambientales.

Permite el rotado

de pistas bajo el
conector.

Contactos tipo fuelle
con muescaenVy

Gran resistencia a
diferentes condiciones
ambientales.
Contactos tipo fuelle
con muesca en V
(doble contacto) y
barrera de Ni

Tratamiento de

Gran resistencia a
diferentes condiciones
ambientales.

Permite el rotado

de pistas bajo el
conector.

Contactos tipo fuelle
con muescaen Vy

barrera de Ni. barrera de Ni. porosidad. barrera de Ni.
Tratamiento de Tratamiento de Tratamiento de
porosidad. porosidad. porosidad.
1,0/2,0/2,5/3,0/
1,5 0,9 1 514,
20-100 10-80 10-50 10-60
0,25 0,3 0,3 0,5
4 5] 10 10
60 60 60 60
50 50 50 50
-55°C a +85°C -55°C a +85°C -55°C a +85°C -55°C a +85°C




Placa-Placa
Placa-FPC

Placa-Placa
Placa-FPC

Placa-Placa
Placa-FPC

X A

Placa-Placa

Placa-Placa

Mgp‘t“
P4S P5KL P5KF P5K P5KS
AXT3 /AXT4 AXKS5L / AXKBL AXKS5F / AXK6F AXK5 / AXK6 AXK5S / AXK6S
SMD SMD SMD SMD SMD
0,4 0,5 0,5 0,5 0.5

Gran resistencia a
diferentes condiciones

ambientales.

Permite el rotado de
pistas bajo el conec-
tor.

Contactos tipo fuelle

Gran resistencia a
diferentes condiciones
ambientales.

Permite el rotado de
pistas bajo el conec-
tor.

Contactos tipo fuelle

Gran resistencia a
diferentes condiciones

ambientales.

Permite el rotado de
pistas bajo el conec-
tor.

Contactos tipo fuelle

Gran resistencia a
diferentes condiciones
ambientales.
Contactos tipo fuelle
con muesca en V
(doble contacto) y bar-
rera de Ni

Gran resistencia a
diferentes condiciones
ambientales.
Contactos tipo fuelle
con muesca en V
(doble contacto) y bar-
rera de Ni

con muescaenVy con muescaenVy con muescaenVy Tratamiento de po- | Tratamiento de po-
barrera de Ni. barrera de Ni. barrera de Ni. rosidad. rosidad.
Tratamiento de po- | Tratamiento de po- | Tratamiento de po-
rosidad. rosidad. rosidad.
40/45/50/55/6.0
1,5/3,0 1,2 1,5/2,0/25 3.0/35 /65/7.0/8.0/9.0
10-100 10-60 10-100 20-100 20-100
0,3 0,5 0,5 0,5 0.2
5 10 10 10 16
60 60 60 60 60
50 50 50 50 50
-55°C a +85°C -55°C a +85°C -55°C a +85°C -55°C a +85°C -55°C to +85°C
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Placa-Placa

Placa-Placa

Placa-Placa

F

Placa-Placa

Tipo flotante P6S P8 P10
AXN5 / AXN6 AXK3S / AXK4S AXN3 / AXN4 AXN7 / AXN8
SMD SMD SMD SMD
0,5 0,6 0,8 1
Tratamiento de Contactos tipo fuelle Contactos tipo fuelle Tratamiento de
porosidad. Tratamiento de Tratamiento de porosidad.
porosidad. porosidad.
30/35/40/45]/
50 HOISQIR 01 | 5055160170/ 20125
’ ’ 8,0/11,5/13,0/14,0
20-100 20-100 12-100 10-30
0,2 0,5 0,5 0,5
— 16 - —
60 60 60 60
20 50 50; 100 (11,5mm) 20

-55°C a +85°C

-565°C a +85°C

-55°C a +85°C

-55°C a +85°C




Conectores RF

Conectores para

Conectores E/S para

Conectores para

(coaxial) W-CDMA equipos portatiles baterias/alimentacion
AXR1 AXR3W AXR3/AXR5 AXB7
SMD / Cable SMD / Cable SMD / Cable SMD
- 0,5 0,5 2,2

Conector hembra de bajo
perfil que ahorra espacio
Excelentes caracteristicas de
frecuencia.

Las caracteristicas del
mecanismo flotante absor-
ben las desviaciones en la
insercion.

Conforme con modelo EIAJ
RC-5238 para dispositivos
periféricos de alta velocidad
(USB).

Conexion Plug-and-play.

Los conectores hembra de
22, 24 y 26 contactos tienen
un perfil de 3,0mm.

Los conectores hembra de 50
contactos tienen un perfil de
3,5mm.

Llave para prevenir el uso de
otro fabricante.

Contactos tipo fuelle.
Tratamiento de porosidad.

10 contactos de sefial con

18, 22, 24,26, 50

- cable coaxial y 3 contactos contactos de sefial y 4,6
de alimentacion. un contacto coaxial

- 0,5 0,5 2

- 1 10 6

- 30 - -

- 10.000 10.000 5.000

-25°C a +70°C

-35°C a +65°C

-35°C a +65°C
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Conector a
Interface

Conector a
Interface

Conector a
Interface

Conector a
Interface

Conector a
Interface

ﬁ/ - -
- - -
Ly - o
5 &
. &
& Nt _ '

Familia IEEE 1394 usB miniUSB microUSB HDMI
Referencia AXJ2 AXJ1 AXJ4 AXJ5 AXJ3
Montaje SMD / DIP SMD / DIP SMD SMD / DIP SMD / DIP
Paso (mm) DIP 0,8; 1,0 2,0;2,5 0,8 0,65 0,5

Tratamiento de Conforme con USB | Conforme con USB | Compatible con el Conforme con

porosidad. 1.1 para conexiones | 2.0/0On-the-Go. estandar USB. estandares HDMI.

entre PCs y sus
periféricos.
Caracteristicas
Altura del _ _ _ _ _
conjunto (mm)
. miniAB, miniB microB, microAB
Contactos RE Bt/ @ e (5 contactos) (5 contactos) 19
Corriente/
1 1 -1
Contacto (A) 0.5 0 0 05-1,8 05
Corriente total (A) 1,5 = - _ _
Tension
4 4
(VACVDC) 0 30 30 30 0
Vida dil 1,500 1,500 5.000 10.000 10.000
(N° inserciones)
-20°Ca+80°C

Temperatura (4 contactos) -40°C a +60°C -55°C a +85°C -55°C a +85°C 0°C a +50°C

0 a +45°C (6 contactos)




Conector para
tarjetas SIM

Zocalos para
tarjetas SD

Adaptador para
tarjetas miniSD

Adaptador para
tarjetas microSD

Adaptador para
tarjetas microSD

Zocalos IC

Zécalo para Adaptador Adaptador Adaptador de Zocalos IC
memoriapSIM (Tipo R) de miniSD a | de microSD a | microSD a tar- | SOP/Zé6calos
tarjeta SD tarjetas SD jetas miniSD IC SSOP
AXA3 AXA2R AXA1A AXA4A AXA4B AXSBN / AXS6S
SMD SMD - - - SMD
_ - - - - 0,8; 1,27
Perfil bajo, ahorro | Robustez y Operaciones Compatible con Mecanismo de Ideal para

espacio.

resistencia EMI
mejoradas gracias
a la doble capa de
metal soldada con
laser.

Compatible con
tarjetas SDHC.

Mecanismo

de prevencion

de extraccion
involuntaria e
insercion errébnea

de insercién y
extraccion de las
tarjetas, fiables y
seguras.

tarjetas T-Flash.

blogueo de tarjeta
que previene de
extracciones
involuntarias.
Compatible con
tarjetas T-Flash.

produccién en
masa.

Alta resistencia a
vibraciones e
impactos.

Mecanismo de blo-
queo de tarjeta que
previene de extrac-
ciones involuntarias

Compatible con
memorias T-flash

Extraccion tipo
empuijar y tirar

Serie A
(4 contactos)

miniAB, miniB
(5 contactos)

SOP

44 contactos
SSOP

70 contactos

05 05 0,5 05 05 0,5
30 - - - - -
5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 =

-55°C a +85°C

-25°C a +90°C

-25°C a +85°C

-25°C a +85°C

-25°C a +85°C

-55°C a +85°C
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Panasonic Electric Works

Red Global

Contacte con nuestra Oficina de Ventas en:

» Centras
» Austria

» Benelux

» Rep. Checa
» Francia

» Alemania
» Hungria

» Irlanda
» ltalia

» Paises Nérdicos

» Polonia

» Portugal

» Espafia

» Suiza

» Reino Unido

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Austria GmbH

PEW Electronic Materials Europe GmbH

Panasonic Electric Works

Sales Western Europe B.V.
Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
Panasonic Electric Works

Sales Western Europe B.V.
Panasonic Electric Works Deutschland GmbH
Panasonic Electric Works Europe AG

Panasonic Electric Works UK Ltd.
Panasonic Electric Works Italia sl
Panasonic Electric Works Italia Srl
Panasonic Electric Works Nordic AB

PEW Fire & Security Technology Europe AB
Panasonic Electric Works Polska sp. z 0.0
Panasonic Electric Works Espaiia S.A.
Panasonic Electric Works Espaiia S.A.
Panasonic Electric Works Schweiz AG
Panasonic Electric Works UK Ltd.

Rudolf-Diesel-Ring 2, 83607 Holzkirchen, Tel. +49 (0) 8024 648-0, Fax +49 (0) 8024 648-111, www.panasonic-electric-works.com
Rep. of PEWDE, Josef Str. 2, 2362 Bit f, Tel. +43 (0) 2236-26846, Fax +43 (0) 2236-46133
www.panasonic-electric-works.at

EnnshafenstraBe 30, 4470 Enns, Tel. +43 (0) 7223 883, Fax +43 (0) 7223 88333, www.
De Rijn 4, (Postbus 211), 5684 PJ Best, (5680 AE Best), Netherlands, Tel. +31 (0) 499 372727, Fax +31 (0) 499 372185,
www.panasonic-electric-works.nl

Prumyslbva 1, 34815 Plan, Tel. (+420-)374 799 990, Fax (+420-)374 799 999, www.panasonic-electric-works.cz

Succursale frangaise, 10, rue des petits ruisseaux, 91370 Verriéres Le Buisson, Tél. +33 (0) 16013 5757, Fax +33 (0) 16013 5758,
www.panasonic-electric-works.fr

Rudolf-Diesel-Ring 2, 83607 Holzkirchen, Tel. +49 (0) 8024 648-0, Fax +49 (0) 8024 648-555, www.panasonic-electric-works.de

Magyarorszagi Kozvetlen Kereskedelmi Képviselet, 1117 Budapest, Neumann Janos u. 1., Tel. +36 (0) 1482-9258, Fax +36 (0) 1482-9259,
www.panasonic-electric-works.hu

Dublin, Tel. +353 (0) 14600969, Fax +353 (0) 14601131, www.panasonic-electric-works.co.uk

Via del Commercio 3-5 (Z.I. Ferlina), 37012 Bussolengo (VR), Tel. +39 (0) 456752711, Fax +39 (0) 456700444, www.panasonic-electric-works.it
Building Materials Division, Piazza della Repubblica 24, 20154 Milano MI, Tel. +39-02-2900-5391, Fax +39-02-2900-3466

Sjoangsvagen 10, 19272 Sollentuna, Sweden, Tel. +46 859476680, Fax +46 859476690, www.panasonic-electric-works.se

Citadellsvagen 23, 21118 Malmd, Tel. +46 40 697 7000, Fax +46 40 697 7099, www.panasonic-fire-security.com

Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa, Tel. +48 (0) 22 338-11-33, Fax +48 (0) 22 338-12-00, www.panasonic-electric-works.pl

Portuguese Branch Office, Avda Adelino Amaro da Costa 728 RIC J, 2750-277 Cascais, Tel. +351 214812520, Fax +351 214812529
Barajas Park, San Severo 20, 28042 Madrid, Tel. +34 913293875, Fax +34 913292976, www.panasonic-electric-works.es

Grundstrasse 8, 6343 Rotkreuz, Tel. +41 (0) 41 7997050, Fax +41 (0) 41 7997055, www.panasonic-electric-works.ch

Sunrise Parkway, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LF, Tel. +44 (0) 1908 231555, Fax +44 (0) 1908 231599,
www.panasonic-electric-works.co.uk

lectronic-materials.com

Norte y Sudamérica

» USA

PEW Corporation of America

629 Central Avenue, New Providence, N.J. 07974, Tel. 1-908-464-3550, Fax 1-908-464-8513, www.pewa.panasonic.com

Asia Pacifico/China/Japén

» China
» Hong Kong

» Japon
» Singapur

Panasonic Electric Works (China) Co., Ltd.

Panasonic Electric Works
(Hong Kong) Co., Ltd.
Matsushita Electric Works, Ltd.

Panasonic Electric Works Asia Pacific Pte. Ltd.

Panasonic

Level 2, Tower W3, The Towers Oriental Plaza, No. 2, East Chang An Ave., Dong Cheng District, Beijing 100738,
Tel. (010) 8518-5988, Fax (010) 8518-1297
RM1205-9, 12/F, Tower 2, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, Tel. (0852) 2956-3118, Fax (0852) 2956-0398

1048 Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8686, Japan, Tel. (06) 6908-1050, Fax (06) 6908-5781, www.mew.co.jp/e-acg/
101 Thomson Road, #25-03/05, United Square, Singapore 307591, Tel. (06255) 5473, Fax (06253) 5689
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